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TELEFUNIEN 
Typenübersicht 

Standard -Transistoren 

Ptot 
Anwendung UCBO fTMHz tamb = 45°C Seite 

Application 
Type 

V (fß kHz) (tcase = 45°C) Page 

mW 

Rauscharme NF-Stufen AC 150 -30 (15) 60 73 
Low noise AF-stages AC 160 -15 > 2 30 81 

BC 107 32 > 50 260 121 

Vor- und Treiberstufen AC 116 -30 (15) (225) 33 
Small signal and driver stages AC 122 -30 (15) 90 49 

AC 122/30 -45 (15) 90 49 
AC 123 -45 (15) (225) 33 
AC 170 -32 1,7 90 89 
AC 171 -32 2,3 90 93 

Kleinleistungs-Endstufen AC 117 -30 (10) (900) 41 
Small power output stages AC 124 -45 (11) (900) 57 

AC 131 -30 (10) (750) 65 
AC 131/30 -45 (10) (750) 65 

Leistungs-Endstufen AO 138 -40 (5,5) (30W) 97 
Power output stages AO 138/50 -70 (5,5) (30W) 97 

AO 152 -45 (11) (6W) 105 
AO 155 -25 (11) (6W) 113 

.00603 -40 (6W) 123 

.00603/50 -60 (6W) 131 

Schalter für Biltzlichtgeräte .. AO 160 -40 (8) (9W) 119 
For electronic flush lighs 

HF- und ZF-Stufen AF 136 -25 40 60 169 
RF- and IF-stages AF 137 -25 35 60 177 

AF 138 -25 40 60 185 

UKW-Stufen AF 134 -25 55 60 153 
USW-stages AF 135 -25 50 60 161 
VHF-Stufen AF 106 -25 220 60 141 
VHF-stages AF 178 -25 180 75 205 

BF 115 50 230 145 217 

UHF-Stufen AF 139 -20 500 60 193 
UHF-stages 

Video-Endstufen BF 114 135 > 80 (1,2) 213 

Miniaturgeräte 
NF-Verstärker, AF-amplifiers .AC 129 -9 (> 25) 12 223 
HF-Verstärker, RF-amplifiers • AF 128 -9 6 12 231 

.. Neuer Typ 
• Nicht für Neuentwicklungen verwenden. 
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TELEFUNIEN 
Typenübersicht 

Transistoren für industrielle Anwendung 

Ptot 
Anwendung 

Type 
UCBO fr MHz tamb=45°C Seite 

Application V (fß kHz) (tcase=45°C) Page 
mW 

NF-Transistoren ACY 16 -45 (10) (800) 241 
AF-transistors ACY 24 -70 (9) (530) 249 

HF-Verstärker, Oszillatoren AFY 12 -25 230 60 261 
RF-ampliflers, oscillators .AFY 13 -25 50 60 273 

.AFY 14 -40 60 (200) 2n 
AFY 15 -22 16 65 279 

'YAFY 16 -30 500 60 283 
.AFY 29 -25 35 60 295 

BFY 27 70 > 250 320 301 
BFY 65 100 565 307 

'YBFY 66 30 >600 200 311 

Schalt-Transistoren .ASY 24 -SO 22 65 315 
Switching transistors .ASY 24B -35 22 65 315 

ASY 26 -30 > 4 100 319 
ASY 27 -25 > 6 100 325 
ASY 28 30 > 4 75 331 
ASY 29 25 > 6 75 335 

.ASY 30 -50 22 (200) 339 

Leistungs-Schalter AUY 28 -90 0,25 (30W) 343 
Power switching transistors .AUZ 11 -SO 3,5 (4W) 351 

.AUZ 11 D -50 2,5 (4W) 351 

Epitaxial-Planar BSY 19 40 > 300 320 355 
HF- und Schalt-Transistoren BSY 21 40 > 300 320 359 
RF- and switching transistors BSY 46 80 > 50 700 385 

BSY 70 25 > 200 260 397 

Planar-HF- und 'Y BSX 25 40 > 50 320 409 
Schalt-Transistoren BSY 44 75 > 60 700 367 

Planar-RF- and BSY 45 120 > 50 700 381 
switching transistors BSY 71 75 > 70 700 399 

BSY 91 40 > 50 700 409 
BSY 92 60 > 50 700 413 
BSY 93 60 > 50 320 413 

'Y Neuer Typ 
• Nicht für Neuentwicklungen verwenden. 

~------~------~ 
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TELEFUNKEN 

Transistoren, die nicht mehr in der Fertigung sind 

alte Typen 

AC 105 

AC 106 

AF 101 

AF 105 

OC 602 

OC 602spez. 

OC 603 

OC 604 

OC 604spez. 

OC 612 

OC 613 

OC614 

OC615M 

OC 615V 

Typenübersicht 

neue Typen 

AC 117 

AC 117 

AFY 15 

AF 137 

AC 122 

AC 117 

AC 150 

AC 122 

AC 117 

AFY 15 

AFY 15 

AF 136 

AF 135 

AF 134 
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Ströme und Spannungen 

IB Basisgleichstrom 

iB ib Basiswechselstrom 

IBM Basisspitzenstrom 

Ie Collectorgleichstrom 

ic Collectorwechselstrom 

IeM Collectorspitzenstrom 

lebo IeBO Collectorreststrom bei offenem Emitter 

• I, .. leeo Colledorrestslrom bei offener Bosis 

.... 
c". 

leer leER Collectorreststrom, gemessen bei einem 
Widerstand RBE zwischen Basis und 
Emitter 

lek leES Collectorreststrom bei Kurzschluß 
zwischen Basis und Emitter 

IE 

iE 

Emitterg leichstrom 

Emitterwechselstrom 

lebo IEBO Emitterreststrom bei offenem Collector 

UBE Spannung zwischen Basis und Emitter 

Currents and voltages 

base OC current 

base AC current 

peak base current 

collector OC current 

collector AC current 

peak collector current 

collector cutoff current, emitter open 

collector cutoff current, base open 

collector cutoff current measured at 
a resistance RBE between 
base and emitter 

collector cutoff current at short 
circuit between base and emitter 

emitter OC current 

emitter AC current 

Courants et tensions 

Courant continu de base 

Courant alternatif de base 

Courant de base crete 

Courant continu de collecteur 

Courant alternatif de collecteur 

Courant collecteur crete 

Courant residuel du collecteur avec 
IE = 0 

Courant residual du collecteur avec 
IB = 0 

Courant residual du collecteur, 
mesure avec une resistance RBE 
entre base et emetteur 

Courant residual du collecteur avec 
courtcircuit entre base et emetteur 

Courant continu d'emetteur 

Courant alternatif d'emetteur 

emitter cutoff current, collector open Courant residual de I'emetteur avec 
Ie = 0 

voltage between base and emitter Tension entre base et emetteur 

.... 
111 .. 
111 ... 
c: 
z 
=-= 111 
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..... 
0.. 

~­"'c:'" zzlii 

UCB Spannung zwischen Collector und Basis 

UCBo UCBoSpannung zwischen Collector und 
Basis bei offenem Emitter 

UCE Spannung zwischen Collector 
und Emitter 

UCEo UCEO Spannung zwischen Collector 
und Emitter bei offener Basis 

UCER Spannung zwischen Collector und 
Emitter bei einem Widerstand RBE 
zwischen Basis und Emitter 

UCErest Restspannung für die Collector­
aussteuerung 

UCk UCES Spannung zwischen Collector 
und Emitter bei kurzgeschlossener 
Basis-Emitter-Strecke 

UEB Spannung zwischen Emitter und Basis 

UEBo UEBO Spannung zwischen Emitter und Basis 
bei offenem Collector 

Leistungen 

Nc 

NE 

Wechselstromleistung am Ausgang 

Wechselstromleistung am Eingang 

Pc + E Ptot Collector- + Emitter-Verlustleistung 

voltage between collector and base 

voltage between collector and 
base, emitter open 

voltage between collector 
and emitter 

voltage between collector and 
emitter, base open 

voltage between collector and 
emitter at a resistance RBE between 
base and emitter 

collector cutoff voltage 

voltage between collector and 
emitter at short circuit base and 
emitter 

voltage between emitter and base 

voltage between emitter and base, 
collector open 

Powers 

AC power output 

AC power input 

collector- + emitter dissipation 

Tension entre collecteur et base 

Tension collecteur et base 
avec IE = 0 

Tension entre collecteur et emetteur 

Tension entre collecteur et emetteur 
avec IB = 0 

Tension entre collecteur et emetteur 
avec une resistance RBE entre base 
et emetteur 

Tension de saturation 
collecteur-emetteur 

Tension entre collecteur et emetteur 
avec UBE = 0 

Tension entre emetteur et base 

Tension entre emetteur et base 
avec Ic = 0 

Puissances 

Puissance alternatif de sortie 

Puissance alternatif d' entree 

Puissance dissipee 
collecteur + emetteur 

"'~ -<c 
3 ~ 
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Frequenzen 

f Frequenz 

fa 

f(j 

a-Grenzfrequenz, d. h. diejenige Be­
triebsfrequenz, bei welcher der Strom­
verstärkungsfaktor a in Basisschaltung 
auf das O,7fache seines Wertes bei 
1 kHz abgesunken ist 

ß-Grenzfrequenz, d. h. diejenige Be­
triebsfrequenz, bei welcher der Strom­
verstärkungsfaktor ß in Emitterschaltung 
auf das O,7fache seines Wertes bei 
1 kHz abgesunken ist • Vf(j,fr Transitfrequenz, ß,-Grenzfrequenz, d. h. 
diejenige Betriebsfrequenz, bei welcher 
der Betrag des Stromverstärkungs­
faktors 13 in Emitterschaltung gleich 1 
geworden ist 

fe Eingangsfrequenz 

Sonstige Größen 

B Gleichstromverstärkung 

ß Stromverstärkungsfaktor bei 1 kHz 

.... 

....... 

Frequencies 

frequency 

a cutoff frequency,i.e.the operating 
frequency at wh ich the current am­
pliflcation factor a in base grounded 
drops to 0.7 of its magnitude at 
1 kc/s 

ß-cutoff frequency, i. e. the operat­
ing frequency at which the current 
ampliflcation factor ß in emitter 
grounded drops to 0.7 of its mag­
nitude at 1 kc/s 

transit frequency, ß,-cutoff frequen­
cy, i. e. the operating frequency at 
which the magnitude of ampliflca­
tion factor ß in emitter grounded 
is equall 

input frequency 

Other values 

De current gain, 
emitter grounded 

current ampliflcation factor for 
1 kc/s, emitter grounded 

Frequences 

Frequence 

Frequence a laquelle le module du 
rapport de transfert direct du cou­
rant, en montage base commune, 
pour de petits signaux a diminue 
jusqu' a O,7fois de sa valeur pour 
1 kHz 

Frequence a laquelle le module du 
rapport de transfert direct du cou­
rant, en montage emetteur com­
mune, pour de petits signaux a 
diminue jusqu'a O,7fois de sa valeur 
pour 1 kHz 

Frequence de transition. Produit de 
ß par la frequence de mesure lors­
que celle-ci est SUffisamment elevee 
pour que ß decroisse sensiblement 
a raison de 6 dB par octave. 

Frequence d'entree 

Autres valeurs 

Valeur statique du rapport 
de transfer direct du courant 

Rapport de transfert direct du 
courant pour 1 kHz 

... 
111 ... 
111 ... 
c: 
:z 
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co 

Cob 

F 

G Vp 

Collecforkapazität 

Rauschzahl 

Leistungsverstärkung 

rBb rbb' Basiswiderstand, d. h. Widerstand 
zwischen Basisanschluß und 
Basis-Emitter-Sperrschicht 

RBE Widerstand zwischen Basis und Emitter 

RGen RG Generatorinnenwiderstand 

Rj therm RthG Wärme-Innenwiderstand zwischen 
Sperrschicht und Gehäuse bzw. 
Kühlfahne 

• Rthe,m R'hU Wörmewidersland zwischen Sperr-
Z schicht und umgebender ruhender 

Luft 

tamb Umgebungs-Temperatur 

tease 

tf 

tj 

tr 

ts 

tL tstg 

Gehäuse-Temperatur 

Abfallzeit 

Sperrschicht-Temperatur 

Anstiegszeit 

Speicherzeit 

Lager-Temperatur 

collector capacitance 

noise figure 

power gain 

base resistance, i. e. the resistance 
between base connection and 
base-emiHer-junction 

resistance between base and emitter 

generator resistance 

thermal resistance between junction 
and case (cooling An) 

thermal resistance between junction 
and ambient air 

ambient temperature 

case temperature 

fall time 

junction temperature 

rise time 

storage time 

storage temperature 

Capacite de collecteur 

Facteur de bruit 

Gain en courant 

Resistance de base, c'est-a-dire la 
resistance entre la connexion de 
base et la jonction base-emeHeur 

Resistance entre base et emeHeur 

Resistance de generateur 

Resistance thermique entre jonction 
et boitier (oreille de refroidissement) 

Resistance thermique entre jonction 
et air ambiant 

T emperature ambiante 

T emperature de boitier 

T emps de decroissance 
d'une impulsion 

T emperature de jonction 

T emps de croissance d'une impulsion 

Retard a la decroissance 

T emperature de stockage 
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TEL E FUN K E N Vierpol parameter I 
Four-pole parameter ~ 

Für die Definition der Vierpolparameter gelten für Ströme und Spannungen die im Bild 

dargestellten Zählpfeile. 

For the definition of the four-pole parameters refer to the figure. 

hi == hn = ~ 
11 $ Ult 711 

hr=h12==~ 
U2 il=O +UII 

h, =h21=~ 1, $ ill 

ho==h22=~ 
U2 

l,=o 

UI+ ill Yi 
i, $ == Yn ==--
Ul 

uI=O rn Yr 
i, 

== Y12 ==--
U2 

Y' 
i2 $ u,! = Y21 =--
Ul 

ul=uD i2 Yo == Y22 =--
U2 

U1 == hi • i1 + hr • U2 

i2 == hf· i1 + ho • U2 

it = Yi • U1 + yr • U2 

i2 = Yf • U1 + Yo • U2 

Duz=o 
Kurzschluß-Eingangswiderstand 

input impedance 
output short circuited 

Leerlauf-Spannungs-Rückwirkung 

u2i §> reverse voltage transfer ratio 
input open circuited 

@uz=o 
Kurzschluß-Stromverstärkungsfaktor 

forward current transfer ratio 
output short circuited 

I UZ+ ~ §> 
Leerlauf-Ausgangsleitwert 

output admittance 
input open circuited 

Uuz=O 
Kurzschluß-Eingangsleitwert 

input admiHance 
output short circuited 

Kurzschluß-Rücksteilheit 

U2f §> reverse transfer admiHance 
input short circuited 

Ruz=o 
Kurzschluß-Vorwä rtssteilheit 

forward transfer admittance 
output short circuited 

I i; +UZ §> 
Kurzschluß-Ausgangsleitwert 

output admittance 
input short circuited 

• 19 



Vierpolparameter , E L E FUN K E N 
Four·pole parameter 

1) Leitwerts (y)-Matrix 1) AdmiHance (y)-matrix 

Yi = gi + jc.oCj Komplexer Eingangsleitwert, 
Ausgang kurzgeschlossen 

Re Yi = gi Realteil des Eingangsleitwertes 

Re l/Yi = Ri Realteil des 
Eingangswiderstandes 

Ci = Ci Eingangskapazität 

-Yr = gr + jc.ocr Komplexer Wert der 
Rücksteilheit, 
Eingang kurzgeschlossen 

Re Yr = gr Realteil der Rücksteilheit 

Re l/Yr = Rr Realteil des 
Rückwirkungswiderstandes 

Cr = Cr Rückwirkungskapazität 

Yf = I Yf I e i<Pf Komplexer Wert der 
Vorwärtssteilheit, 
Ausgang kurzgeschlossen 

I Yf I Betrag der Vorwärtssteilheit 

CPf Phase der Vorwärtssteilheit 

Yo = go + jc.oco Komplexer Ausgangsleitwert, 
Eingang kurzgeschlossen 

Reyo = go Realteil des Ausgangsleitwertes 

Realteil des 
Ausgangswiderstandes 

Re l/yo = Ro 

Co = Co Ausgangskapazität 

2) Hybrid (h)-Matrix 

hf 

ho 

Eingangswiderstand, 
Ausgang kurzgeschlossen 

Spannungsrückwirkung, 
Eingang offen 

Stromverstärkungsfaktor, 
Ausgang kurzgeschlossen 

Ausgangsleitwert , 
Eingang offen 

complex input admittance, 
output short circuited 

real part of input admittance 

real part of input resistance 

input capacitance 

complex value of reverse transfer 
admittance 
input short circuited 

real part of reverse transfer admittance 

real part of reverse transfer 
resistance 

feedback capacitance 

complex value of forward transfer 
admittance 
output short circuited 

amount of forward mutual conductance 

phase of forward transfer admittance 

complex output admittance, 
input short circuited 

real part of output admittance 

real part of output resistance 

output capacitance 

2) Hybrid (h)-matrix 

input impedance, 
output short circuited 

reverse voltage transfer ratio, 
input open circuited 

forward current transfer ratio, 
output short circuited 

output admittance, 
input open circuited 

~-----------------~------------------~ 20 



TELEFUNIEN 

Die in den Datenblättern angegebenen 

h-Parameter sind bei so niedriger Fre­

quenz gemessen, daß keine Phasen­

drehungen auftreten, d. h. die Werte 

sind reell. 

Der zweite Index bei allen oben an­

geführten Kurzzeichen für Vierpolpara­

meter bezieht sich auf die Grundschal­

tung des Transistors. Wird der Transistor 

in Basisschaltung betrieben, so ist der 

zweite Index b, wird er in Emitterschal­

tung betrieben, so ist der zweite Index e. 

Beispiel: 

hfb 

hfe 

Stromverstärkungsfaktor 

in Basisschaltung 

Stromverstärkungsfaktor 

in Emitterschaltung 

Bemerkungen zu den 

Streu- und Grenzwerten 

Die in den Datenblättern angegebenen 

Grenzwerte für Spannungen, Rest­

ströme und Rauschzahlen stellen Ga­

rantiewerte dar. Dagegen sind die 

Streuwerte, die für Vierpolparameter 

angegeben werden, sowie die Streu­

kurven so aufzufassen, daß mindestens 

95 % der Lieferung innerhalb der je­

weiligen oberen bzw. unteren Grenze 

liegen. Teilweise werden auch die ge­

bräuchlichen 2 a-Werte verwendet. 

The h-parameters, stated in the data 

sheets are real, because the measuring 

frequency is low enough, that the phase 

is not shifted. 

The second index of all symbols given 

above for four-pole parameters refers 

to the basic transistor circuit. The index 

b means common base circuit, e means 

common emitter circuit. 

Example: 

hfb 

hfe 

current amplification factor 

base grounded 

current amplification factor 

emitter grounded 

Remarks on spread and 

maximum ratings 

The maximum ratings, stated for volt­

ages, reverse currents and noise figures, 

are guaranted values. On the other 

hand, at least 95 % of a shipment con­

form with the maximum and minimum 

ratings indicated for four-pole para­

meters and for the spread curves. Parti­

ally we are using the 2 0 limits. 
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Neues Bezeichnungs­
system für Halbleiter 

TELEFUNKEN 

1. Für Typen, die vornehmlich in Rund­
funk-, Fernseh- und Magnetton-Gerä­
ten angewendet werden, besteht die 
Typenbezeichnung aus: 

2 Buchstaben und 3 Ziffern. 

2. Für Typen, die vornehmlich für andere 
Aufgaben als die unter 1. angegebe­
nen eingesetzt werden, besteht die 
Typenbezeichnung aus: 

3 Buchstaben und 2 Ziffern. 

Es bedeuten 
als erster Buchstabe: 

A Germanium-Dioden und 
Germanium-Transistoren 

B Silizium-Dioden und Silizium­
Transistoren 

als zweiter Buchstabe: 

A Dioden, einschI. Kapazitäts­
Variations-Diode 

C Transistor für Anwendung im 
Tonfrequenzbereich 

D Leistungstransistor für Anwen-
dung im Tonfrequenzbereich 

E Tunneldiode 
F HF-Transistor 
L HF-Leistungstransistor 

P Photohalbleiter (Photodiode, 
Phototransistor) 

R Vierschicht-Diode 
S Schalttransistor 

T gesteuerte Gleichrichter 
U Leistungstransistor 

für Schaltbetrieb 
Y Leistungsdiode (Gleichrichter) 
Z Referenz-, Zenerdiode 

Die Zahlen 100 ••• 999 bei den Rundfunk­
und FS-Verstärkertypen sind Laufzah­
len. Die Buchstaben- und Zahlengrup­
pen A 10 ••• A99 bis Z10 ••• Z99 dienen 
ebenfalls nur der laufenden Kennzeich­
nung der nicht für Rundfunk- und FS­
Verstärker verwendeten Typen. 

1. Types which are especially used in 
radio, television and tape recorder 
applications are identified by 

2 letters and 3 numbers. 

2. Types used for other purposes than 
mentioned above (in number 1) are 
identifled by 

3 letters and 2 numbers 

The first letter means 

A Germanium 

B Silicon 

The second letter means 

A diodes, including voltage 
variable capacitor diode 

C transistor for audio frequency 

D power transistor for audio 
frequency 

E tunnel diode 
F transistor for high frequency 
L power transistor for high 

frequency 
P photo semicondudor 

R 
S 

T 

pnpn diode 
transistor for switching 
application 
controlled redifier 

U power transistor 
for switching application 

Y redifier 
Z Zener-diode 

The numbers from 100 to 999 are C'urrent 
numbers for entertainment types. The 
letters and numbers groups from A 10 
to A 99 till Z 10 to Z 99 identify the 
current types not used for entertainment. 

~------~------~ 
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TELEFUNKEN 
Löfvorsch riff 

Allgemeine Hinweise für den Einbau 

Der Einbau der Transistoren in die Schaltung darf nicht in der Nähe von wärme­

erzeugenden Bauelementen erfolgen. Es empfiehlt sich, die Anschlußdrähte der Tran­

sistoren möglichst lang zu lassen und die Lötstellen an das Ende der Drähte zu legen. 

Die Anschlußdrähte dürfen erst in einem Abstand von> 1,5 mm vom Gehäuseboden 

entfernt gebogen werden. Transistoren müssen auch beim Einlöten in die Schaltung 

gegen thermische Oberlastung geschützt werden. Es müssen gegebenenfalls Maß­

nahmen für eine ausreichende Wärmeableitung getroffen werden. Die Gehäuse­

temperatur des Transistors darf beim Löten die maximal zulässige Sperrschichttempe­

ratur nur kurzzeitig (max. 2 Minuten) überschreiten. Die angegebenen Lötkolben und 

Lötbadtemperaturen sowie Lötzeiten sind Maximalwerte, die in keinem Fall über­

schritten werden dürfen. 

Kolbenlötung 

Es empfiehlt sich, den Lötkolben zu erden. Der Transistor kann sonst durch die Netz­

spannung - infolge schlechter Isolation des Lötkolbens - zerstört werden. 

Temperatur des Lötkolbens 

245 oe 
245 oe 
245 ••• 400 oe 

Tauchlötung 

Lötbad-Temperatur < 245 oe 
Lötzeit < 5 s 

Lötstelle vom Gehäuseboden 

des Transistors entfernt 

min. 1,5 mm 

min.5 mm 

min.5 mm 

Lötzeit 

max. 5s 

max. 10 s 

max. 5s 

Transistor-Anschlußdrähte mit weniger als 0,5 mm Durchmesser dürfen abgeknickt 

werden, jedoch darf die Knickstelle nicht näher als 1,5 mm an die Einschmelzstelle 

bzw. Gehäusekante herankommen. Der Minimalabstand zwischen Lötstelle und Ge­

höusekante muß 1,5 mm betragen. Die einzige Ausnahme bilden die Transistoren im 

Glasgehäuse. Hier muß der Abstand von Lötstelle zur Gehäusekante mindestens 

5mm sein. 

~--------------.ü --------------~ mmM n 





TELEFUNIEN Zubehör­
Verzeichnis 

Lager-
Zubehör für die Transistoren Nummer 

30503 Kühlschelle, verzinkt AC 122, AC 122/30, AC 131, 

AC 131/30 

30506 Befestigungsschelle OC 602 spez. mit Metallhülse 

30507 Befestigungsschelle AC 116, AC 117, AC 123, AC 124, 
ACY 16, ACY24, AFY 14, ASY30 

30508 Isolierscheibe (Oval) OD603, OD 603/50, ALZ 10, 
Glimmer 50 /lm, Rth ;$ O,6°C/W AUZ 11, AUZ 11 D 

30509 Isolierscheibe AD 138, AD 138/50, AUY28 
Glimmer 50 /lm, Rth ;$ O,3°C/W 

30510 Isolierbuchse AD 138, AD 138/50, AUY28 

30 511 Befestigungsflansch OD 603, OD 603/50, ALZ 10, AUZ 11, 
(Metall) AUZ 11 D 

30512 Isolier-Ring OD 603, OD 603/50, ALZ 10, AUZ 11, 
zugehörig zu 30 511 AUZ 11 D 

30513 Befestigungsflansch OD 603, OD 603/50, ALZ 10, AUZ 11, 
(Kunststoff) AUZ 11 D 

30514 Isolierscheibe (Rund) OD 603, OD 603/50, ALZ 10, AUZ 11, 
Glimmer 50 /lm, Rth ;$ 0,6 °C/W AUZ 11 D 

~--------------~K~N~--------------~ 010165 lii 
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Zubehör­
Verzeichnis 

Lager-
Nummer 

30522 

30546 

30578 

30581 

30582 

TELEFUNKEN 

Zubehör für die Transistoren 

Zwischensockel AC 122, AC 150, AC 160, AF 106, 
AF 134, AF 135, AF 136, AF 137, 
AF 138, AF 139, AFY 13, AFY 15, 
AFY29, ASY24, ASY24 B 

Kühlschelle AC 117 R, AC 124 R 

Isolierkappe AC 122, AC 122/30, AC 150, AC 160, 
AC 170, AC 171, AF 134, AF 135; 
AF 136, AF 137, AF 138, AFY 13, 
AFY 15, AFY29, ASY24, ASY24B 

Isolierbuchse AD 152, AD155 

Isolierscheibe AD 152, AD155 
Glimmer 50 ~m, Rth ::i 0,6 °C/W 
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TELEFUNIEN 

Lager-Nr.30503 

Lager-Nr.30507 

14---32 ----

Dick.: 50 11m 

Lager-Nr.30509 

ca. 2 

15 
Lager-Nr.30506 

3,7 
~-25-~ 

Dicke: 50 11m 

Lager-Nr.30508 

Lager-Nr.30510 

Maßskizzen 
vom Zubehör 

~ ________ .w ________ ~ 
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Maßskizzen 
vom Zubehör 

TELEFUNKEN 

Dicke: 1 mm 

Lager-Nr.30511 Lager-Nr.30512 

r-­
L 

~-Z5---.! 
Dicke: 50 11m 

Lager-Nr.30513 Lager-Nr.30514 

~--------------------~--------------------~ 28 



020164 

TELEFUNIEN Maßskizzen 
vom Zubehör 

0,5 

1 :2,5 

Lager-Nr.30522 Lager-Nr.30546 

(

',5-

... I 
~' i 

65-
1 ~2 

1 12,5 

Lager-Nr. 30 578 Lager-Nr. 30 581 

33 

Dicke: 50 ",m 

Lager-Nr. 30 582 
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Standard -Typen 
~ 
~ 
~ NF-Transistoren ~ ~ 
~ ~ 





Germanium 
pnp-

TELEFUNIEN 
Flächentransistor 

Für NF-Treiberstufen. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 
Befestigungsschelle Lager-Nr.30507 

Grenzdaten 
Collector-Basis-Spannung 
Collector-Emitter-Spannung 
Collector-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Collectorstrom 

Verlustleistung 

bei tamb = 45 °C 
bei tamb = 25 °C 
bei tcase = 45 °C 

Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 
Wärme-Innenwiderstand 

AC 116 

-UCBO 30 

-UCES 30 
-UCEO 18 

-UEBO 12 

-Ic 200 

Ptot 100 

Ptot 145 

Ptot 225 
tj 90 
tstg -55 ... +75 

RthU 0,45 

RthG 0,2 

AC116 
AC123 

NF-Translstor 

Gewicht: max. 4 9 

AC 123 

45 V 
45 V 
32 V 
12 V 

200 mA 

100 mW 
145 mW 
225 mW 
90 °C 

-55 ... +75 °C 

0,45 °C/mW 
0,2 °C/mW 

~--------.n--------~ mmM ~ 
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ACl16 TELEFUNKEN 
AC123 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Typ. Max. 

Collector-Reststrom, - UCB = 6V -IeBO 4,5 8 ttA 
Collector-Reststrom, - UCB = 30 V, für AC 123 -ICBO 5,5 16 ~A 

Emitter-Reststrom, -UEB = 10V -IEBO 3,5 15 ~A 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Ic = 4mA 

Basisspannung -UBE 180 mV 

Basisstrom -IB 40 ~A 

Arbeitspunkt - UCE = 1 V, -Ie = 20mA 

Basisspannung -UBE 260 380 mV 
Basisstrom -IB 310 420 ~ 

Collector-Basis-Sperrspannung, für AC 116 -UCBO 30 V 

-1c=20~A 

Collector-Emitter-Sperrspannung, für AC 116 -UCEO 18 V 
-Ic = 2,5 mA 

Collector-Emitter-Sperrspannung, für AC 123 -UCEO 32 V 
-Ie = 2,5 mA 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Stromverstärkungsfaktor hfe (ß) 55 85 140 
-UCE = 6 V, -Ic = 4 mA, f = 1 kHz 
gekennzeichnet mit Farbpunkt gelb 55 95 
an der Collectorseite grün 85 140 

Grenzfrequenz fß 15 kHz 
- UCE = 6 V, -Ic = 4 mA 

Collectorkapazität Cob 21 pF 
-UCB = 6V, IE = 0, f = 470 kHz 

Basis-Bahnwiderstand rbb' 100 Q 

- UCB = 6 V, -Ic = 4, f = 470 kHz 
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TELEFUN KE N ACl16 
AC123 

TELEFUNKEN 
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ACl16 TELEFUNKEN 
AC123 

1000 TElEFUNKEN 

~A 
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Germanium 
pnp-
Transistor 

TELEFUNIEN 

Für NF-Endstufen mittlerer Leistung. 

Für Gegentakt-Endstufen können die Transistoren paarweise ausgesucht 
geliefert werden. 

Mit dem npn-Transistor AC 175 gepaart kann ein Komplementär-Pärchen 
geliefert werden 

Abmessungen 
Maße in mm 

AC 117 

ACl17 
NF-Transistor 

Gewicht: max. 4 9 

AC117R 

Zubehör 

AC 117 Befestigungsschelle 
AC 117 R Kühlschelle 

Grenzdaten 

Lager-Nr.30507 
Lager-Nr.30546 

Collector-Basis-Spannung 
Collector-Emitter-Spannung, RBE = 500 Q 

Collector-Emitter-Spannung 
Emitfer-Basis-Spannung 
Collectorstrom 
Collectorspitzenstrom 

Verlustleistung 
bei tamb = 45 °C 
bei tamb = 25°C 
bei tcase = 45 oe 

Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 
Wärme-Innenwiderstand 

-UCBO 

-UCER 

-UCEO 
-UEBO 
-Je 
-JeM 

Ptot 
Ptot 
Ptot 
tj 

tstg 

RthU 

RthG 

Gewicht: max.2g 

32 V 
32 V 
18 V 
10 V 
1 A 
2 A 

180 mW 
260 mW 
1,1 W 
90 oe 

-55 ... +75 °C 

0,25 °C/mW 
40 °C/W 
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ACl17 TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Typ. 

Collector-Reststrom, - UCB = 6 V -ICBO 6 

Collector-Reststrom, - UCB = 30 V 

Collector-Reststrom, - UCB = 6 V, tj = 75°C 

Emitter-Reststrom, - UEB = 10 V 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Ie = 5 mA 

Basisspannung 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Ie = 50 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

-IeBO 

-ICBO 

-IEBO 

-UBE 

-IB 

8 

0,2 

5,5 

150 

235 

0,6 

Max. 

18 flA 

30 flA 

0,4 mA 

30 flA 

mV 

mV 

mA 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Ie = 300 mA 

Basisspannung -UBE 400 500 mV 

Basisstrom 

Collector-Basis-Stromverhöltnis 

-UCE = 6V, -Ic = 50mA 

-UCE = 1 V, -Ic = 300 mA 

B-Verhöltnis 

zwischen -Ie = 50 mA, - UCE = 6 V 

und -Ie = 300 mA, -UCE = 1 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung 

-Ie = 1 mA, RBE = 500 Q 

Collector-Emitter-Sperrspannung 

-Ic = 12mA 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Grenzfrequenz 

-UCE = 2V, -Ic = 10mA 

Für paarweise Lieferung ist: 

Basisspannung 

bei - UCE = 6 V, -Ic = 5 mA 

Basisstrom 

bei -UCE = 6 V, -Ic = 50 mA 

bei -UCE = 1 V, -Ic = 300 mA 

-IB 

B 

B 

-UCER 

-UCEO 

~IB 

3,75 7,5 mA 

83,5 

40 80 

1,3 

32 V 

18 V 

10 kHz 

~ 10 mV 

~ 25 % 
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AC122 
Germanium 
pnp-

TELEFUNIEN AC 122/30 

Transistor 

Für NF-Vorstufen. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 

Kühlschelle Lager-Nr.30503 

Zwischensockel Lager-Nr. 30522 

Isolierkappe Lager-Nr. 30578 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Verlustleistung 

bei tomb = 45°C 

bei tomb = 25°C 
bei Kühlschelle = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wörmewiderstand 

Wörme-Innenwiderstand 

-UCBO 

-UCES 

-UCEO 

-UEBO 

-Ic 

Ptot 

Ptot 
Ptot 
tj 

tstg 

RthU 

RthG 

AC 122 AC 122/30 

30 45 V 

30 45 V 
18 32 V 

12 12 V 
200 200 mA 

90 mW 

130 mW 
225 mW 

90 °C 
-55 ... +75 °C 

0,5 °C/mW 
0,2 °C/mW 

~--------~--------~ mm~ ~ ~ 



AC122 TELEFUNIEN 
AC 122/30 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Typ. Max. 

Collector-Reststrom, - UCB = 6 V -ICBO 4,5 8 !-lA 
Collector-Reststrom, - UCB = 30 V 

Collector-Reststrom, - UCB = 6 V, tj = 75°C 

Emitter-Reststrom, - UEB = 12 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung 
für AC 122 -Ic = 2,5 mA 

Collector-Emitter-Sperrspannung 
für AC 122/30 -Ic = 2,5 mA 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Stromverstärkungsfaktor 
- UCE = 6 V, -Ic = 2 mA, f = 1 kHz 
gekennzeichnet mit Farbpunkt 
an der Collectorseite 

Grenzfrequenz 
-UCE = 6V, -Ic = 4mA 

Rauschmaß in Emitterschaltung 
-UCE = 6 V, -Ic = 0,2 mA, RG = 800 Q 

f = 40 ... 2500 Hz 

Collectorkapazität 
- UCB = 6 V, IE = 0, f = 470 kHz 

Basisbahnwiderstand 
- UCB = 6 V, -Ic = 2 mA, f = 470 kHz 

Kleinsignal-Parameter, Emitterschaltung 
- UCE = 6 V, -Ic = 2 mA, f = 1 kHz 

Eingangswiderstand 

Spannungsrückwirkung 

Stromverstärkungsfaktor 

Ausgangsleitwert 

Eingangsleitwert 

Rückwärtssteilheit 

Vorwärtssteilheit 

Ausgangsleitwert 

-ICBO 

-ICBO 

-IEBO 

-UCEO 

-UCEO 

hfe (ß) 

rot 
gelb 
grün 
violett 
weiß·) 

fß 

F 

Cob 

hie 

h re 

hfe 

hoe 

Yie 

Yre 

Yfe 

Yoe 

*) Die AC 122 weiß werden mit geringfügig abweichenden Daten geliefert. 

5,5 

170 

3,5 

15 !-lA 

350 !-lA 

15 !-lA 
18 V 

32 V 

40 100 300 

40 65 
55 95 
85 140 

130 200 
170 300 

15 kHz 

4,5 12 dB 

21 

100 

2,0 

5,5·1Q-4 
100 

52 

0,5 

0,3 

48 
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pF 

Q 

kQ 
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AC122 TELEFUNIEN 
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Germanium 
pnp-
Transistor 

TELEFUNIEN 

Für NF-Endstufen mittlerer Leistung. 

AC124 

NF-Transistor 

Für Gegentakt-Endstufen können die Transistoren paarweise ausgesucht 
geliefert werden. 

Abmessungen 
Maße in mm 

AC 124 

AC124R 

Zubehör 

AC 124 Befestigungsschelle 
AC 124R Kühlschelle 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Lager-Nr.30507 
Lager-Nr.30546 

Coliector-EmiHer-Spannung, RBE = 500 0 

Collector-EmiHer-Spannung 

EmiHer-Basis-Spannung 
Collectorstrom 
Collectorspitzenstrom 

Verlustleistung 

bei tamb = 45 oe 
bei tamb = 25°C 
bei tcase = 45 oe 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 

Wärme-Innenwiderstand 

Gewicht: max. 4 9 

Gewicht: max. 2 9 

-UCBO 45 V 

-UCER 45 V 

-UCEO 32 V 

-UEBO 10 V 
-Ic 1 A 
-IcM 2 A 

Ptot 180 mW 

Ptot 260 mW 

Ptot 1,1 W 
tj 90 °C 

tstg -55 ... +75 °C 

RthU 0,25 °C/mW 
RthG 40 °C/W 

~-------------------------~------------------------~ 010165 57 
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AC124 TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Collector-Reststrom, - UCB = 6 V 

Collector-Reststrom, - UCB = 45 V 

Collector-Reststrom, -UCB = 6 V, tj = 75°C 

Emitter-Reststrom, -UEB = 10 V 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Je = 5 mA 

Basisspannung 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Je = 50 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

Arbeitspunkt - UCE = 1 V, -Ic = 300 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

-UCE = 6V, -Ic = 50mA 

-UCE = 1 V, -Ic = 300 mA 

B-Verhältnis 

zwischen -Ic = 50 mA, - UCE = 6 V 

und -Je = 300 mA, -UCE = 1 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung 

-Je = 0,8 mA, RBE = 500 Q 

Collector-Emitter-Sperrspannung 

-Je = 10 mA 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Grenzfrequenz 
-UCE = 2V, -Ic = 10mA 

Für paarweise Lieferung ist: 

Basisspannung 

bei -UCE = 6V, -Je = 5mA 

Basisstrom 

bei -UCE = 6 V, -Ic = 50 mA 

bei -UCE = 1 V, -Je = 300 mA 

-ICBO 

-ICBO 

-ICBO 

-IEBO 

-UBE 

-IB 

-UBE 

-IB 

B 
B 

-UCER 

-UCEO 

f(3 

L\UBE 

L\IB 

Min. Typ. 
6 

8 
0,2 

5,5 

160 

235 

0,8 

Max. 
18 ~A 

30 ~A 

0,4 mA 

30 ~A 

mV 

mV 

mA 

400 500 mV 

5 7,5 mA 

62,5 

40 60 

1,3 

45 V 

32 V 

11 kHz 

~ 10 mV 

~ 25 % 

~--------------~--------------~ 58 • 
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AC 131 
Germanium 
pnp-

TELEFUNKEN AC 131/30 

Transistor NF-Transistor 

Für Endstufen kleiner Leistung. 

Für Gegentakt-Endstufen können die Transistoren paarweise ausgesucht 
geliefert werden. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Gewicht: max. 1,2 9 

Zubehör 
Kühlschelle lager-Nr.30503 

Grenzdaten AC 131 AC 131/30 

Collector-Basis-Spannung -UCBO 30 45 V 
Collector-Emitter-Spannung -UCES 30 45 V 
Collector-Emitter-Spannung -UCEO 18 32 V 
Emitter-Basis-Spannung -UEBO 10 10 V 
Collectorstrom -Je 1 1 A 
Collectorspitzenstrom -JeM 2 2 A 

Verlustleistung 

bei tamb = 45°C Ptot 110 mW 
bei tamb = 25°C Ptot 160 mW 
bei tKühlschelle = 45°C Ptot 1) 750 mW 

Sperrschichttemperatur tj 90 °C 
lagertemperatur tstg -55 ... +75 °C 

Wörmewiderstand RthU 0,4 °C/mW 

1) mit Kühlschelle Lager-Nr. 30 503. 

~01-01-~-------------------------~--------------------------~ 
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AC 131 TELEFUNKE N 
AC 131/30 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Typ. Max. 
Collector-Reststrom, - UCB = 6V -IeBO 6 18 JAA 
Collector-Reststrom, - UCB = 30 V -IeBO 8 30 JAA 
Collector-Reststrom, - UCB = 6V, tj = 75°C -IeBO 0,2 0,4 mA 

Emitter-Reststrom, -UEB = 10V -IEBO 5,5 30 J!A 

Arbeitspunkt -UCE = 6 V, -Ic = 1,5 mA 
Basisspannung -UBE 120 mV 

Arbeitspunkt -UCE = 4 V, -Ic = 15 mA 
Basisspannung -UBE 190 mV 
Basisstrom -IB 0,22 0,3 mA 

Arbeitspunkt - UCE = 1 V, -Ie = SO mA 
Basisspannung -UBE 250 300 mV 
Basisstrom -IB 0,75 1 mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis 
-UCE = 4V, -Ie = 15mA B SO 68 
-UCE = 1 V, -Ic = SOmA B 50 67 

B-Verhältnis 1,0 1,2 
zwischen -Ic = 15 mA, -UCE = 4 V 

und -Ie = SO mA, -UCE = 1 V 

Collector-Basis-Sperrspannung für AC 131 -UCBO 30 V 
-Ie = 30 J!A 

Collector-Basis-Sperrspannung für AC 131/30 -UCBO 45 V 
-Ic = 30 J!A 

Collector-Emitter-Sperrspannung für AC 131 -UCEO 18 V 
-Ic = 2,5mA 

Collector-Emitter-Sperrspannung für AC 131/30 -UCEO 32 V 
-Ie = 2,5mA 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Grenzfrequenz fß 10 kHz 
-UCE = 2V, -Ic = 10 mA 

Für paarweise Lieferung ist: 

Basisspannung AUBE ~ 10 mV 
bei -UCE = 6 V, -Ie = 1,5 mA 

Basisstrom AlB ~ 25 % 
bei -UCE = 4 V, -Ie = 15mA 
bei -UCE = 1 V, -Ie = SOmA 

66 • 



TELEFUNKEN AC 131 
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Germanium 
pnp- TELEFUNIEN 
Transistor 

Für rauscharme NF-Anfangsstufen. 

Abmessungen 

Maße in mm 

Zubehör 

Zwischensockel 

Isolierkappe 

Grenzdaten 

Lager-Nr.30522 

Lager-Nr.30578 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Verlustleistung 

bei tamb = 45°C 

bei tamb = 25°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wörmewiderstand 

-UCBO 

-UCES 

-UCEO 

-UEBO 

-Ic 

Ptot 

Ptot 

tj 

tstg 

RthU 

IAC1501 
NF-Transistor 

30 V 

30 V 

18 V 

12 V 

50 mA 

60 mW 

100 mW 

75 °C 

-55 ... +75 °C 

0,5 °C/mW 
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IAC1501 TE LEF UNKE N 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Typ. Max. 
Collector-Reststrom, - UCB = 6V -IeBO 6 8 JtA 
Collector-Reststrom, - UCB = 30 V -IeBO 5,5 15 J-tA 

Collector-Reststrom, - UCB = 6 V, tj = 75°C -IeBO 170 350 JtA 
Emitter-Reststrom, -UEB=12V -IEBO 3,5 15 J-tA 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ie = 2,5 mA -UCEO 18 V 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Rauschmaß in Emitterschaltung 
-UCE = 6 V, -Ic = 0,2 mA, RG = 800 0 

f = 40 ••• 2500Hz F 3,6 5 dB 
f = 30 ••• 10000 Hz F 3,2 dB 
f = 30 .•• 15000 Hz F 2,9 dB 

Stromverstärkungsfaktor h'e (f3) 55 100 140 
- UCE = 6 V, -Ie = 2 mA, f = 1 kHz 
gekennzeichnet mit Farbpunkt gelb 55 95 
an der Collectorseite grün 85 140 

Grenzfrequenz fß 15 kHz 
-UCE = 6V, -Ie = 4mA 

Collectorkapazität Cob 21 pF 
- UCB = 6 V, IE = 0, f = 470 kHz 

Basis-Bahnwiderstand rbb 
, 

100 Q 
- UCB = 6 V, -Ie = 2 mA, f = 470 kHz 

Kleinsignal-Parameter, Emitterschaltung 
f = 1 kHz, - UCE = 6 V -Ic 2 mA 0,2 mA 

Eingangswiderstand hie 2,0 12,5 kQ 

Spannungsrückwirkung hre 5,5·1Q-4 9,2·1Q-4 

Stromverstärkungsfaktor hfe 100 84 

Ausgangsleitwert hoe 52 8,4 J-tS 

Eingangsleitwert Yie 500 76 J-tS 

Rückwärtssteilheit Yre 0,3 0,1 !-lS 

Vorwärtssteilheit Yfe 48 6,8 mS 

Ausgangsleitwert Yoe 25 2,0 !-lS 
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Germanium 
pnp- , E L E FUN K E N I AC 160 I 
Fläch entra nsistor N F-Transistor, rauscharm 

Für rauscharme Eingangsstufen in Tonbandgeräten und NF-Verstärkern. 
Der Transistor hat sehr geringe Restströme. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 
Zwischensockel Lager-Nr.30522 
Isolierkappe Lager-Nr.30578 

Grenzdaten 
Collector-Basis-Spannung 
Collector-EmiHer-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Collectorstrom 

Verlustleistung bei tamb = 45°C 
SperrschichHemperatur 
Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 

60 

"" ~ 
" ~ " 20 

o 

~ 

" 
tamb ~ 

-UCBO 

-UCEO 

-UEBO 

-Ic 
Ptot 
tj 
tstg 

RthU 

TELEFUNKEN 
RölV-B211BR 

~ 

" ~ 

15 V 
10 V 
10 V 
10 mA 

30 mW 
75 °C 

-40 ..• +75 °C 

~ °C/mW 

Zulässige Verlustleistung 

Ptot = f (tamb) 

~ _____________ .w ______________ ~ 
010165 KiR 
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IAC1601 TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Typ. Max. 

Collector-Reststrom, - UCB = 4,5 V 

Collector-Reststrom, - UCB = 12 V 
-IeBO 

-IeBO 
Collector-Reststrom, -UCB = 4,5 V, tamb = 6QoC -IeBO 

Emitter-Reststrom, - UEB = 4,5 V -IEBO 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ie = 1 mA - UCEO 10 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Rauschmaß in Emitterschaltung 
-UCE = 6 V, -Ie = 0,2 mA, RG = 800 Q 

f = 30 ... 2500Hz 
f = 30 •.. 10000 Hz 

Stromverstärkungsfaktor 
-UCE = 4,5 V, -Ic = 0,3 mA, f = 1 kHz 
gekennzeichnet mit Farbpunkt 
an der Collectorseite 

Transit-Frequenz 
-UCE = 4,5 V, -Ie = 0,3 mA 

Eingangskapazität 
-UCE = 4,5 V, -Ie = 0,3 mA, f = 470 kHz 

Ausgangskapazität 
-UCE = 4,5 V, -Ie = 0,3 mA, f = 470 kHz 

Basis-Bahnwiderstand 
-UCE = 4,5 V, -Ic = 0,3 mA, f = 470 kHz 

F 
F 

hfe (ß) 35 

rot 35 
gelb 55 
grün 80 
violett 120 

fr 2 

Coe 

0,5 

0,8 

5 

0,5 

3 
2,5 

90 

170 

9 

100 

1,5 ~A 

2 ~A 

15 ~A 

1,5 ~A 

V 

5 dB 
4 dB 

250 

65 
100 
150 
250 

MHz 

350 pF 

15 pF 

Kleinsignal-Parameter in Emitterschaltung 
-UCE = 4,5 V, -Ie = 0,3 mA, f = 1 kHz 

AC 160 
rot und gelb 

AC 160 
grün und violett 

Eingangswiderstand 
Spannungsrückwirkung 
Stromverstärkungsfaktor 

Ausgangsleitwert 

Eingangsleitwert 

Rückwä rtsstei I heit 

Vorwärtssteilheit 
Ausgangsleitwert 

hie 

h re 

hfe 

hoe 

Yie 

Yre 

Yfe 

Yoe 

6,5 

4,8·10-" 
65 

11,8 
155 

0,16 
10,7 

6,25 

12,5 

5,9·10-" 
135 

18 

80 
0,13 

11 
13,3 

kQ 

~--------~--------~ 
82 V 
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Spannungsabhöngigkeit 
der y-Parameter 

Y·e 
-Je 

f 
tamb 

f (-UCE) 
0,3 mA 
1 kHz 
25°C 

Stromabhöngigkeit 
der y-Parameter 

Y·e 
-UCE 

f 
tamb 

f (-Je) 
4,5 V 
1 kHz 
25°C 
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Germanium 
pnp- TELEFUNKEN 
Flächentransistor 

Für die Verwendung in NF-Vorstufen und Treiberstufen. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 

Befestigungsschelle Lager-Nr. 30503 

Zwischensockel Lager-Nr. 30522 

Isolierkappe Lager-Nr.30578 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung bei RBE = 1 kQ 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Verlustleistung bei tamb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wörmewiderstand 

-UCBO 

-UCER 

-UCEO 

-UEBO 

-Ic 

P'ot 

tj 

tstg 

RthU 

IAC1701 

NF-Transistor 

Gewicht: max. 1,2 9 

32 V 

32 V 

15 V 

10 V 

200 mA 

90 mW 

90 °C 

-55 ••• +75 °C 

~ 0,5 °C/mW 

~Ol-01-~------------------------~--------------------------8~9 



IAC1701 TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25 oe (falls nicht anders angegeben) 

Arbeitspunkt - UCE = 5 V, -Ie = 2 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

Arbeitspunkt - UCB = 0, -Ie = SO mA 

Basisstrom 

Arbeitspunkt -UCB = 0, -Ie = 100 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

Stromverstärkung Ie 
IB 

-UBE 

-IB 

-IB 

-UBE 

-IB 

- UCE = 5 V, -Ie = 2 mA B 

- UCB = 0, -Ie = SO mA B 

-UCB = 0, -Ie = 100 mA B 

Collector-Reststrom, - UCB = 10 V -IeBO 

-UCB = 10V, tamb=75°C -IeBO 

Emitter-Reststrom, -UEB = 5 V, tamb = 75°C -IEBO 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -leES = 0,5 mA - UCES 

Emitter-Basis-Sperrspannung, -lEB = 15 J1A -UEBO 

165 

16 < 40 

625 

~ 5SO 

1,33 

125 > 50 

80 

75 

~ 10 

~SSO 

~ 550 

e;: 32 

e;: 10 

mV 

J1A 

mV 

mA 

J1A 

~lA 

J1A 

V 

V 

~------.------~ 90 



TELEFUNKEN IAC1701 

~ 
Dynamische Kenndaten ~ ~ bei tomb = 25°C ~ 

Transit-Frequenz fr 1,7 > 1,2 MHz ~ 
-UCE = 2V, -Ic = 10mA ~ 

Grenzfrequenz fß 17 > 10 kHz 

-UCE = 2V, -Ic = 10 mA 

Collectorkapazität Cob 21 pF 

- UCB = 6 V, JE = 0, f = 470 kHz 

Rauschfaktor F 5< 12 dB 

-UCE = 6 V, -Ic = 0,2 mA, f = 1 kHz, 

RG = 8000 

Vierpol-Parameter 

Emitterschaltung, f = 1 kHz, - UCE = 6 V, -Ic = 2 mA 

Eingangswiderstand hie 2,5 kQ 

Spannungsrückwi rkung hre 5,5·1(r4 

Stromverstärkungsfaktor hfe 125 (80 ... 170) 

AusgangsJeitwert hoe 65 115 

~--------.w --------~ 020164 91 





Germanium 
pnp- TELEFUNKEN 
Flächentransistor 

Für die Verwendung in NF-Vorstufen und Treiberstufen. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 

Befestigungsschelle Lager-Nr.30503 
Zwischensockel Lager-Nr.30522 
Isolierkappe Lager-Nr. 30578 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung bei RBE = 1 kQ 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Verlustleistung bei tamb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wörmewiderstand 

-UCBO 

-UCER 

-UCEO 

-UEBO 

-Je 

Ptot 

tj 

tstg 

RthU 

I AC 171 I 
N F-Transistor 

Gewicht: max. 1). 9 

32 V 

32 V 

15 V 

10 V 

200 mA 

90 mW 

+90 °C 

-55 ... +75 °C 

~ 0,5 °C/mW 

~ _______________________ .w ________________________ ~ 
mmM UN 
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I AC 171 I TELEFUNIEN 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Arbeitspunkt, - UCE = 5 V, -Ie = 2 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

Arbeitspunkt, UCB = 0, -Ie = 50 mA 

Basisstrom 

Arbeitspunkt, UCB = 0, -Ie = 100 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

Stromverstärkung ~~ 
-UCE = 5V, -Ic = 2mA 

-UCB = 0, -Ic = 50 mA 

-UCB = 0, -Ie = 100 mA 

-UBE 

-IB 

-IB 

-UBE 

-IB 

B 

B 

B 

Collector-Reststrom, - UCB = 10 V -IeBO 

-UCB = 10V, tamb = 75°C -IeBO 

EmiHer-Reststrom, - UEB = 5 V, tamb = 75°C 

Collector-EmiHer-Sperrspannung, 

-leES = 0,5 mA 

EmiHer-Basis-Sperrspannung, -lEB = 151-lA 

-IEBO 

-UCES 

165 

11 < 31 

385 

~ 550 

0,83 

180 > 65 

130 

120 

~ 10 

~ 550 

~ 550 

~ 32 

~ 10 

mV 

I-lA 

mV 

mA 

I-lA 

V 

V 

~--------~--------~ 
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TELEFUNKEN 

~ 
Dynamische Kenndaten ~ ~ bei tamb = 25°C ~ 

Transit-Frequenz fr 2,3 > 1,7 MHz ~ 
-UCE = 2V, -Ic = 10 mA ~ ~ 

Grenzfrequenz fß 17 > 10 kHz 

-UCE = 2V, -Ic = 10mA 

Collectorkapazität Cob 21 pF 

- UCB = 6 V, JE = 0, f = 470 kHz 

Rauschfaktor F 5< 12 dB 

- UCE = 6 V, -Ic = 0,2 mA, f = 1 kHz, RG = 800 Q 

Vierpol-Parameter 

EmiHerschaJtung, f = 1 kHz, -UCE = 6 V, -Ic = 2 mA 

Eingangswiderstand hie 4,0 kQ 

Spannungsrückwirkung hre 6·1Q-4 

Stromverstärkungsfaktor hfe 200 (130 ... 300) 

AusgangsJeitwert hoe 83 ~S 

~O~-l~-------------------------~--------------------------~ 95 





AD138 
Germanium 
pnp-

, E L E FUN K E N AD 138/50 

Flächentransistor NF-Lelstungstransistor 

Für NF-Endstufen und Leistungsverstärker. Für Gegentaktschaltungen 

können die Transistoren auch paarweise ausgesucht geliefert werden. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 
Isolierscheibe Lager-Nr. 30509 

Isolierbuchse Lager-Nr. 30581 

26,5 

1 91 

/ 

Gewicht: max. 22 9 

Normgehäuse JEDEC TO 3 

~--------.w--------~ 010165 97 



AD138 TELEFUNIEN 
AD 138/50 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung -UCBO 

Collector-Emitter-Spannung, -Je = O,5A -UCEO 

Collector-Emitter-Spannung, -Je = 10A -UCEO 

Emitter-Basis-Spannung -UEBO 

Collectorstrom -Ic 

Collectorspitzenstrom -JeM 
Verlustleistung bei tease ~ 45°C Ptot 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wärme-Innenwiderstand 

30 
W 

10 

o o 

tj 

tstg 

RthG 

~ , 
" " " I\. "\..R tho 

I\.. 

" " 

50 

Zulässige Verlustleistung 

Ptot = f (tease) 

, 

AD 138 AD 138/50 

40 70 V 

30 50 V 

25 35 V 

10 20 V 

8 8 A 

15 15 A 

30 W 

90 °C 

-55 ... +75 °C 

~ 1,5 °C/W 

TElEFUNKEN 
Rö/V·B 2145 R 

" ~ 
" 100 oe 

~--------~--------~ 
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TELEFUNIEN AD138 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Arbeitspunkt -UCE = 1,5 V, -Ic = 0,5A 

Basisspannung 

Basisstrom 

Arbeitspunkt - UCE = 1,5 V, -!e = 5 A 

Basisspannung 

Basisstrom 

Stromverstärkung :~ 
-UCE = 1,5 V, -!e = 0,5A 

-UCE = 1,5 V, -!e = 5A 

-UCE = 1,5 V, -!e = 8A 

CoUector-Restspannung, - UC8 = 0, -!e = 8 A 

Collector-Reststrom, 

-UC8 = 30V 

-UC8 = 50V 

-UC8 = 30 V, tamb = 85°C 

-UC8 = 50 V, tamb = 85°C 

Emitter-Reststrom, 

-UE8 = 15V 

-UE8 = 15V, tamb = 85°C 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -!e = 0,5 A 

-!e = 10A 

Collector-Basis-Sperrspannung, -Ic = 5 mA 

Bedingungen für paarweise Lieferung 

Arbeitspunkt -UCE = 9V, -!e = SOmA 

Basisspannung 

Arbeitspunkt -UCE = 1,5 V, -!e = 0,5 A 

Arbeitspunkt -UCE = 1,5V, -Ic = 5A 

-U8E 

-18 

-U8E 

-18 

B 

B 

B 

-UCErest 

-!e80 

-!e80 

-!e80 

-!e80 

-IE80 

-IE80 

-UCEO 

-UCEO 

-UC80 

ßU8E 

-U8E 

ßI8 

ßI8 

AD 138/50 

0,3 < 0,5 V 
mA 8 < 12,5 

0,7 < 1,1 V 
mA 120 < 200 

62,5 > 40 

42 > 25 

33 > 20 

0,8 < 1,5 V 

AD 138 AD 138/50 

0,1 < 1 mA 

0,12< 1 mA 

5< 15 mA 

5< 15 mA 

0,1 < 1 0,1 < 1 mA 

4< 10 4< 10 mA 

~30 ~50 V 

~25 ~35 V 

~40 ~70V 

~ 10 mV 

140 ... 180 mV 

~ 25 % 

~ 25 % 

0 .. 20-1-64-------------+ --------------... 
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AD138 TELEFUNKEN 
AD 138/50 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Grenzfrequenz, - UCE = 6 V, -Ic = 0,5 A 

Ausgangskapazität Cob 

- UCB = 6 V, -IE = 0, f = 470 kHz 

Basis-Bahnwiderstand 

- UCE = 6 V, -Ic = 1 A. f = 470 kHz 

Typ. 

5,5 

300 

10 

kHz 

pF 

~--------~--------~ 
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TELEFUN KE N AD138 
AD 138/50 

15 1 J 
A 

TELEFUNKEN 

17 ~-L=600mA 
Rö!V·82U6R 

I, B I 

--~ ..... I_ SOOmA 
..... I 

~ 
~ .. 

."""." "" MOmA 

t 
1_ 

10 
~ I"""I~ .""". ....... I.- 300mA 
Ir' Wo 10--- ' ~ 

__ 250mA 

" ~ ,,-- ...-
Ir ~-~ 

200mA 

-Ie 
1..-- -' II ~- --li" 150mA --I--

I 
5 r \ Ptot =30W 

100mA 
~ +0- -- - -75mA 

" 

'" 
,..-

I' 
,.'-- 50mA 

" 
· ............ 1-

2~~._ -~-~~ - , .. -- -- -
0 

,. 10mA 

0 10 20 30V 

-uCE 
---_._--. Ausgangskennlinien 

-Ic = f (-UCE) 
-18 = Parameter 
tamb = 25°C 

500 
mA 

' TelE FUNKEN 
" Rö!V·82U7R 

" ~ 

"00 j 

I 
-UCE =7,5J1 I 

I 
300 I 

11 

J 
-IB I 

200 I 

" J 
I ., 

100 7 
~ 

11"" 
~ 

~II"'" 

0 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1r 

Eingangskennlinie 
-UBE ~ -18 = f (-U8E) 

-UCE = 1,5 Y 
tamb = 25°C 

IW 030164 • 101 



AD138 TELEFUNKEN 
AD 138/50 

1Z 
A 

10 

8 

TElEFUNKEN 
RiI/V·B 2148 R 

~ 
, 

~ ~ 

~ ~""" 
~ "" -UCE=1,5V 

l/ V' 6 

...-V 
I/~ 

V 
V 2 

o V 
o 100 200 300 

Z" 

~~ 
15"" w> 
~~ '--~ 

~~ ~ 

" 
~, 

""" 
11 

~ ::::::.~ 

,,~ 
~~ 

.... r--. 
r-o- ..... 

....... ----'1''-> 

~ i"""'" ~ 

400 

1.".000''' 

500mA 

Strom-Steuerkennlinie 
-Ic = f (-IB) 

-UCE = 1,5 V 
tamb = 25°C 

........ , 
~~ -

-I~ 
Spannungs-Steuerkennlinie 

-Ie = f (-UBE) 
-UCE = 1,5 V 

tamb = 25°C 

~--------~--------~ 
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TELEFUNKEN AD138 
AD 138/50 

o~--~--~~~~~~--~--~~~~~~--~ 
10-1 2 * 6 8 TOD 2 +- 6 8 10 1 A 
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Germanium 
pnp-
Flächentransistor 

, E L E FUN' K E N IAD1521 

Lelstungs-Transistor 

Für NF-Endstufen und Leistungsverstärker. Für Gegentaktschaltungen 

können die Transistoren paarweise ausgesucht geliefert werden. 

010165 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 
Isolierbuchse Lager-Nr.30510 

Isolierscheibe Lager-Nr. 30582 

Grenzdaten 
Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung, mit RBE = 500 Q 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Collectorspitzenstrom 

Verlustleistung tcase ~ 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wärme-Innenwiderstand 

• 

-UCBO 

-UCEO 

-UCER 

-UEBO 

-k 
-kM 

Ptot 

tj 

tstg 

RthG 

Gewicht: max. lOg 

45 V 

30 V 

45 V 

12 V 

1 A 

2 A 

6 W 

90 °C 

-55 •.• +75 °C 

~ 7,5 °C/W 

105 



TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Min. Typ. Max. 
Arbeitspunkt, - UCE = 6 V, -Ic = 50 mA 

Basisspannung -USE 240 mV 

Basisstrom -IB 0,6 mA 

Arbeitspunkt, -UCE = 1 V, -Ic = 300 mA 

Basisspannung -UBE 410 mV 

Basisstrom -IB 2 6 mA 

Stromverstä rku ng Ic 
18 

- UCE = 6 V, -Ie = 50mA B 83 

-UCE = 1 V, -Ie = 300 mA B 50 150 

Verhältnis der Stromverstärkungen 

-UCE = 6 V, -Ie = 50 mA zu -Ie = 300 mA 1,3 

- UCE = 1 V, -Ie = 0,3 A zu -Ic = 1A 1,3 

Collector-Reststrom, -UCB = 45V -IeBO 30 f.1A 

-UCB = 6V -ICBO 20 f.1A 

-UCB = 6 V, tamb = 70°C -lcBo 500 ~lA 

-UCB = 45 V, -UEB = OV -leES 250 f.1A 

Emitter-Reststrom, -UEB = 12V -IEBo 30 f.1A 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ie = 11 mA -UCEO 30 V 

mit RBE = 500 Q, -Ie = 1 mA -UCER 45 V 

~------------------~------------------~ 106 



TELEFUNKEN 

~ 
~ 

Dynamische Kenndaten ~ 
bei tamb = 25 oe ~ 

~ 
Grenzfrequenz fß 11 kHz ~ 

~ 
-UCE = 2V, -Ic = 10mA ~ 

Bedingungen für paarweise Lieferung 

Arbeitspunkt, -UCE = 6 V, -Ic = 10 mA t\ USE ~ 10 mV 

Basisspannung -USE 155 ... 215 mV 

Arbeitspunkt 

- UCE = 6 V, -Ic = 50mA t\ Is ~ 25 % 
-UCE = 1 V, -Ic = 300 mA t\ Is ~ 25 % 

-------------.K'MI) -----------..1 020165 ~iii 
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o 

15 
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TELEFUNIEN 

..- IB=14mA 

__ ~12mA 

...--"'" 1 
-10mA 

------~ - ___ 9mA - --8mA 
7mA-

6mA 

10 20 

-UeE--"'~-

V 
-"'" ~ -~-

0,1 0,3 

5mA 

TELEFUNKEN 
RöfV-B23UR 

4mA 

3mA 

2mA 

lmA 

30 V 

Ausgangkennlinien 

-Ic = f (-UCE) 
-18 = Parameter 

tamb = 25 oe 

TELEFUNKEN 
RöfV-8 2315 R 

I , 
I 

I 
I 

-UCE =1V If 
I 

/ 
V 

/ 
,/ 

0,4 0,5 0,6 V 

Eingangkennlinie 

-18 = f (-U8E) 

-UCE = 1 V 
tamb = 25 oe 

IAD1521 

~03-01-M------------------------~--------------------------~ • 109 



.... 
o 

. 

• ;;E 

I 
-JC 

103 

mA 
I~~~~~~~~ 

102 

101 

100 

o 

-~ 

7 
/ -, 

/ I 

V 
1/ 

/ 

V 
I 

11 

J 
I-UCE =1V 

/ 
~ 

/ 
I 

J -, 
I 
~ ---'---

0,1 0,2 0,3 0,4 

-USE ---------.. 

Spannungs-Steuerkennlinie 

-Ic f (-UBE) 

-UCE 1 V 
tamb 25 oe 

I 

l 
1 

i 

I 

, , 

0,5 0,6 V 

~ 

~ 

" " ~ 
\ 

c.., 

I 
~ 

~ es 

I ~ - C 0 Q 

- 3 3 n n U, er m 

;-
C 

~ .... _~ 
~ ~<I~ 
~ () -::l 

~ ::l 
"""-=: 

::l 
CD" 

~ 
C") 

,~ 
c.., 

\ 
K 

't\. 

~ 
~ 1\ ,." 

11 ........ 
~ , 

:t.,':-->' 
~ 

~ 

\ 
i\ 
\ 
i\ , 

I ~ 
.... 
111 .. 
111 ... 
c:: 
z 
=-= 111 

Z 



100 

/-
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8 
50 

o 

50 
V 

40 

-UCER 
20 

10 
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TELEFUNIEN IAD1521 

TELEFUNKEN 
Rö/V-B 2318 R 

----~ -UCE =W""'-------r----.... 

0,5 

-IC----~~ 

.......... 
........... 

........... 
--........ 

...... .... 

780kfl -

---

1,OA 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

B = f (-Ie) 

-UCE 1 V 

tamb = 25°C 

R~~~~~~~ 
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~rq <PU", I ZOO V 

+ 
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I I 
I I I I I l 

2 G 8 10* 4 G 8 105Q 

Zulässige Collectorspannung 

- UCER f (RSE) 

tamb = 25°C 
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TELEFUNKEN 

TELEfUNKEN 
16/V·I23I'1. 

" / 

/' /11' 

r1y6 lf/ V 
It~ / 
f 

t 
6 .' 

/ 
/r ,/ 

~-UC8""6V /' 
,/ ,/V -lC80 

100 

20 

1--" 

" V 

~' / 

/ 
,/ 

Temperaturabhängigkeit des Reststromes 

-IeBO = f (ti) 

-UCB = 6V 

~------.------~ 112 V 



Germanium 
pnp-
Fläch entra nsistor 

TELEFUNKEN IADlssl 
NF-Lelstungstranslstor 

Für NF-Endstufen und Leistungsverstärker. Für Gegentaktschaltungen 

können die Transistoren paarweise ausgesucht geliefert werden. 

010165 

Abmessungen 
Maße in rnrn 

Zubehör 

Lf,2 f1 

79 

Isolierbuchse Lager-Nr.30581 

Isolierscheibe Lager-Nr.30582 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Ernitter-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung mit RBE = ~ 500 Q 

Ern itter-Basis-Spa n n u ng 

Collectorstrom 

Collectorspitzenstrom 

Verlustleistung, tcase ~ 45°C 

Sperrschichtternperatur 

Lagerternperatur 

Wörrne-Innenwiderstand 

-UCBO 

-UCEO 

-UCER 

-UEBO 

-Je 
-ICM 

Ptot 
tj 

tstg 

RthG 

Gewicht: rnax. lOg 

25 V 
16 V 
25 V 

12 V 

1 A 
2 A 

6 W 

90 °C 

-55 ... +75 °C 

~ 7,5 °C/W 

113 



IADlssl TELEFUNKEN 

114 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Ic = 50 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

Arbeitspunkt-UCE = 1 V, -Ic = 300 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

- UCE = 6 V, -Ic = 50 mA 

-UCE = 1 V, -Ie = 300 mA 

B-Verhältnis 

-UCE = 6 V, -Ic = 50 mA zu -Ic = 300 mA 

- UCE = 1 V, -Ic = 0,3 A zu -Ic = 1 A 

Collector-Reststrom, - UCB = 6 V 

Collector-Reststrom, - UCB = 25 V 

Min. Typ. Max. 

-UBE 240 mV 

-IB 0,42 mA 

-UBE 

-IB 

B 
B 

-ICBO 

-IeBO 

40 

400 mV 

120 

7,5 mA 

1,3 

1,3 

20 !!A 

30 !!A 

Collector-Reststrom, - UCB = 6 V, tamb = 70°C -ICBO 

Collector-Reststrom, - UCB = 25 V, - UEB = 0 V -ICES 

500 !!A 

250 !!A 

Emitter-Reststrom, -UEB = 12 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung 

-Ic = 12mA 

Collector-Emitter-Sperrspannung 

-Ic = 1 mA, RBE = 500Q 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Grenzfrequenz 
-UCE = 2V, -Ic = 10mA 

Für paarweise lieferung ist: 

Basisspannung 
bei - UCE = 6 V, -Ic = 5 mA 

Basistrom 

bei -UCE = 6 V, -Ic = 50 mA 

bei -UCE = 1 V, -Ie = 300 mA 

TELE 
FUN 
KEN 

-IEBO 30 !!A 

-UCEO 16 V 

UCER 25 V 

Min. Typ. Max. 

11 kHz 

10 mV 

AlB 25 % 
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Ausgangskennlinien 

-Ic = f (-UCE) 

-Is = Parameter 

tamb = 25 oe 
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V 
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./ 
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Eingangskennlinie 

-Is = f (-USE) 

-UCE = 1 V 
tamb = 25 oe 
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Germanium 
pnp- TE LE FUN KE N IAD1601 

Flächentransistor Lelstungs-Schalttransistor 

010165 

Besonders für die Verwendung als Schalter in Blitzlichtgeräten geeignet. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Vorläufige technische Daten 

C B E 
0,85 11 

/ 

11~ Gewicht: max. 5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 8 

Der Collector ist mit dem Gehäuse verbunden. 

Zubehör 

Isolierscheibe Lager-Nr.30594 

Befestigungsflansch Lager-Nr. 30593 

Isolierbuchse Lager-Nr.30510 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung, +UBE ~ 1 V 
Collector-Emitter-Spannung, -Ic = 2A 
Collector-Emitter-Spannung, -Ic = 10A 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Verlustleistung bei tcase = 45°C 

Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 

Wärme-Innenwiderstand 

-UCBO 40 

-UCEV 40 

-UCEO 30 

-UCEO 22 

-UEBO 10 

-Ic 10 

Ptot 9 

tj 90 

tstg -55 ... +75 

RthG 5 

V 

V 
V 

V 
V 

A 

W 

°C 
°C 

°C/W 
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(AD1601 TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25 oe (falls nicht anders angegeben) 

Min. Typ. Max. 

Collector-Reststrom, - UCB = 40 V -IeBO 

Collector-Reststrom, - UCEV = 40 V, + UBE ~ 1 V -IeEV 

Collector-Reststrom, - UCEV = 40 V, tj = 90°C -ICEV 

Emitter-Reststrom, -UEB = 10 V 

Emitter-Reststrom, -UEB = 10 V, tj = 90°C 

Arbeitspunkt - UCE = 0,5 V, -Ie = 0,5 A 
Basisspannung 

Basisstrom 

Arbeitspunkt - UCE = 0,5 V, -Ie = 5 A 
Basisspannung 
Basisstrom 

Arbeitspunkt - UCE = 0,5 V, -Ie = 10 A 
Basisspannung 

Basisstrom 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

-UCE = 0,5 V, -Ie = 0,5 A 
-UCE = 0,5 V, -Ie = 5A 
-UCE = 0,5 V, -Ie = 10A 

-IEBO 

-IEBO 

-UBE 
-IB 

-UBE 
-IB 

-UBE 
-IB 

B 
B 
B 

20 
13 

Collector-Basis-Sperrspannung, -Ie = 1 mA - UCBO 40 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ic = 2 A 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ie = 10 A 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Grenzfrequenz, - UCE = 6 V, -Ie = 0,5 A 

Transit-Frequenz, - UCE = 6 V, -Ic = 0,5 A 

-UCEO 30 

-UCEO 22 

0,8 

3 

3 

0,3 
6,6 

0,55 
111 

0,7 
300 

75 
45 

33 

8 

300 

mA 

mA 

10 mA 

mA 

10 mA 

V 
mA 

1 V 

250 mA 

1,4 V 
750 mA 

V 

V 

V 

kHz 

kHz 

~12-0-----------------------~------------------------~ 



Silizium 
npn-
Planar-Transistor 

TELEFUNKEN 

Vorläufige technische Daten 

Für rauscharme Eingangsstufen. 

Abmessungen 
Maße in mm 

c 

Q 
8 E 

lac1071 
NF-Transistor 

Gewicht: max. 1 9 
Metallgehöuse TO 18 

Der Collector ist mit dem Gehäuse verbunden. 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung UCBO 32 V 

Collector-Emitter-Spannung UCEO 32 V 

Emitter-Basis-Spannung UEBO 5 V 

Collectorstrom Je 30 mA 

Basisstrom 18 5 mA 

Verlustleistung bei tamb = 45°C Plot 260 mW 

bei tamb = 25°C Plot 300 mW 

Sperrschichttemperatur tj 175 °C 

Lagertemperatur tstg -55 ... +175 °C 

Wörmewiderstand RthU 0,5 °C/mW 

~Ol-01-~------------------------~--------------------------~ 121 



TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Max. 

Collector-Reststrom, UCB = 10 V ICBO 10 nA 

Collector-Reststrom, UCB = 10 V, tj = 175°C !eBO 2 ~A 
Collector-Reststrom, UCB = 32 V! tj = 175°C !eBO 20 ~A 

Emitter-Reststrom, UEB = SV IEBO 10 nA 

Collector-Sättigungsspannung UCEsat 1,2 V 

bei Ic = 10 mA, IB = 0,5 mA 

Arbeitspunkt, UCB = 5 V, -IE = 10 ~A 

Basisspannung UBE 470 550 mV 

Basisstrom IB 30 250 nA 

Arbeitspunkt, UCB = 5 V, -IE = 10mA 

Basisspannung UBE 800 mV 

Arbeitspunkt, UCB = 5 V, -IE = 2mA 

Basisstrom IB 25 ~A 

Collector-Emitter-Sperrspannung, !e = 2 mA UCEO 32 V 

Dynamische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Rauschmaß, f = 10 ... 10000 Hz F 4 dB 

UCE = SV, Ic = lO~A, RG = 10kQ 

Transit-Frequenz 

UCB = SV, -IE = 0,5 mA fr 50 MHz 

UCB = 5 V, -IE = 10 mA fr 150 MHz 

Stromverstärkungsfaktor ß 100 600 

UCB=5V, -IE= 2mA 

... ________________________ +w ------------------------~ 
"EH 
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Germanium 
pnp- TELEFUNIEN 
Flächentransistor 

Gleichstrom-Meßwerte, tamb = 25°C 

1. Arbeitspunkt -UCE = 7V, -Je = 60 mA 

Basisspannung -UBE 

2. Arbeitspunkt -UCE = 1 v, -Je = 200 mA 

Basisstrom -IB 

Basisspannung -UBE 

3. Arbeitspunkt -UCE = 1 v, -Je = 1400 mA 

Basisstrom -IB 

Basisspannung -UBE 

Restströme 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V -Iebo 
Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCk = 6 V -lek 
Emitter-Basis kurzgeschlossen 

Collectorreststrom, - UCE = 6 V -Ieeo 
Basis offen 

Wärme-Innenwiderstand Ritherm 

Wärmewiderstand Rtherm 

Bedingungen für paarweise Lieferung 

Statische Werte 

Arbeitspunkt: -Je = 1400 mA, -UCE = 1 V 

Spannung Basis-Emitter 

Stromverstärkungsfaktor = B = ~~ 
18 

010164 

Arbeitspunkt: -Je = 60 mA, -UCE = 7 V 

Unterschied zwischen beiden Transistoren: 

265 

3 

370 

55 

850 

10 

30 

450 

00603 

Leistungsstufen 

< 90 

< 1100 

< 25 

< 80 

~ 7,5 

~ 150 

< 50 

< 20 

< 15 

mV 

mA 

mV 

mA 

mV 

~ 

~ 

~ 

°C/W 

°C/W 

mV 

% 

mV 
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00603 TELEFUNKEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter 
bei offener Basis 

-UCEo 

Spannung zwischen Collector und Emitter 
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke 

-UCk 

Spannung zwischen Collector und Basis 
bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis 
bei offenem Collector 

Collectorspitzenstrom, 
Impulsbreite < 1 ms 

Collector- + Emitter-Verlustleistung, 

tamb = 25°C in ruhender Luft 

tamb = 45 °C in ruhender Luft 

tGehäuse :;;; 45°C 

Sperrschichttemperatur 

-UCBo 

-UEBo 

-Icsp 

max. Abmessungen 

Zubehör 
Befestigungsflansch 
Isolierscheibe (Oval) 
Isolierscheibe (Rund) 
Befestigungsflansch (Metall) 
Isolier-Ring 

E grüne Isolation 
B gelbe Isolation 
C blanker Draht 

Collector mit Gehäuse verbunden 

Gewicht: max. 12 9 

Lager-Nr.30513 
Lager-Nr.30508 
Lager-Nr.30514 
Lager-Nr.30511 
Lager-Nr.30512 

30 

40 

40 

10 

3 

430 
300 

6 

90 

v 

v 

v 

v 

A 

mW 
mW 
W 

°C 

~ ________________________ .E~ ________________________ ~ 
KVN 
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-UBE Parameter 
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OD603 
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1,5 V 

-IB == f (-UBE) 
- UCE == Parameter 

tamb == 25°C 

- UCER == f (RBE) 
tamb == 25°C 
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Germanium 
pnp- , E L E FUN K E N 00 603/50 

Leistungstransistor mit 
hoherSperrspannung Flächentransistor 

Gleichstrom-Meßwerte, tamb = 25 oe 

1. Arbeitspunkt - UCE = 1 v, -Ic = 100 mA 

Basisstrom -la 3 mA 

Basisspannung -UBE 370 mV 

2. Arbeitspunkt -UCE = 1 V, -Ic = 500 mA 

Basisstrom -IB 20 < 32 mA 

Basisspannung -UBE 700 < 1100 mV 

Restströme 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V -Iebo 10 < 25 JtA 
EmiHer often 

Collectorreststrom, - UCk = 6 V -lek 30 < 80 JtA 
Emitter-Basis kurzgeschlossen 

Collectorreststrom, - UCE = 6 V -Ieeo 450 JtA 
Basis often 

Wörme-Innenwiderstand Ritherm ~ 7,5 °C/W 

Wörmewiderstand Rtherm ~ 150 °C/W 

~--------------.~ --------------~ 010164 KIA 
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00603/50 TELEFUNIEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCEo 
bei offener Basis 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCk 
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke 

Spannung zwischen Collector und Basis -UCBo 

bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis -UEBo 
bei offenem Collector 

Collectorspitzenstrom, -Icsp 

Impulsbreite <1 ms 

Collector- + Emitter-Verlustleistung, 

tamb == 25 °C in ruhender Luft PC+E 

tamb == 45°C in ruhender Luft PC+E 

tGehäuse ~ 45°C PC+E 

Sperrschichttemperatur tl 

max. Abmessungen 

Zubehör 
Befestigungsflansch 
Isolierscheibe (Oval) 
Isolierscheibe (Rund) 
Befestigungsflansch (Metall) 
Isolier-Ring 

E grüne Isolation 
B ge/be IsolatiO/J 
e blanker Oraht 

Collector mit Gehäuse verbunden 

Gewicht: max. 12 9 

Lager-Nr.30513 
Lager-Nr.30508 
Lager-Nr.30514 
Lager-Nr.30511 
Lager-Nr.30512 

50 V 

60 V 

60 V 

30 V 

1 A 

430 mW 
300 mW 

6 W 

90 °C 

~------------------------~------------------------~ KIN 
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TELEFUNKEN OD 603/50 
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00603/50 TELEFUNKEN 
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TELEFUNKEN 00603/50 
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OD 603/50 TELEFUNKEN 
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HF-Transistoren ~ ~ 
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Germanium 
pnp-Mesa­
Flächentransistor 

TELEFUNKEN IAF1061 

VHF-Transistor 

Für die Verwendung in Vorstufen und in Misch- und Oszillatorstufen bis 260 MHz. 

Abmessungen 
Maße in mm es 

~ 
8 E 

Zubehör 
Zwischensockel Lager-Nr.30522 

Grenzdaten 
Collector-Emitter-Spannung 

Collector-Basis-Spannung 

EmiHer-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Verlustleistung bei tamb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 

Wärme-Innenwiderstand 

60 
mW 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
25 

'S. 

~j q5~ 

Q~ \ 

15,3[13J Gewicht: max. 0,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 18 

-UCEO 18 V 

-UCBO 25 V 

-UEBO 0,3 V 
-Je 10 mA 

Ptot 60 mW 

tj 90 °C 

tstg -30 .•• +75 °C 

RthU ~ 0,75 °C/mW 
RthG S 0,4 °C/mW 

, TELEFUNKEN 
RÖ/V-B 2132 R 

t\. 
'\ 
~thU 

r\. 
\. 
'\ 

" r\. t\. 
'\ , 

50 75 100 Ge 
Zulässige Verlustleistung 

tamb----I~· Ptot = f (tamb) 

~ _______________________ .w ------------------------~ 
mmM UM 
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TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Arbeitspunkt -UCE = 12 V, -Ie = 1 mA 

Basisspannung -UBE 325 (250 ... 380) mV 

Basisstrom -IB 20 < 100 ~ 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Ic = 2 mA 

Basisspannung -UBE 340 (280 ... 400) mV 

Basisstrom -IB 29 ~A 

Arbeitspunkt -UCE = 6 V, -Ic = 5 mA 

Basisspannung -UBE 360 (300 ... 420) mV 

Basisstrom -IB 42 ~A 

Stromverstärkung Ic 
lB 

-UCE = 12V, -Ic = 1 mA B 50 > 10 

-UCE = 6V, -k = 2mA B 70 

-UCE = 6V, -Ie = 5mA B 120 

Collector-Reststrom, -UCB = 12 V -ICBO 0,5 < 10 ~A 

Collector-Emitter-Sperrspannung -UCEO ~ 18 V 

-IeEO = 0,5 mA 

Collector-Basis-Sperrspannung -UCBO ~ 25 V 

-IeBO = 0,1 mA 

Emitter-Basis-Sperrspannung -UEBO ~ 0,3 V 

-IEBO = 0,1 mA 

~14-2-----------------------~------------------------~ 



TELEFUNIEN 

Dynamische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Arbeitspunkt -UCE bzw. -UCB = 12 V, -Je = 1 mA 

Transit-Frequenz 

Maximale Schwingfrequenz 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz 

Rauschfaktor, f = 200 MHz, RG = 60 g 

Rückwirkungskapazität, f = 450 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante, f = 100 MHz 

Leistungsverstärkung 

Basisschaltung, f = 200 MHz 

60Q 1nf 

60nlt 

fr 

fmax 

ß 

F 

Cre 

rbb'· Cb' c 

Vpb 

220 > 170 

1,2 (0,7 .. .1 ,6) 

65 > 12 

5,5 < 7,5 

0,5 

6< 15 

14 (10 .. .17) 

c 

60Q 

Der Kondensator C ist so zu wählen, daß der gesamte Resonanzwiderstand den Wert 1,6 kQ hat. 

MHz 

GHz 

dB 

pF 

ps 

dB 
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, E-L E FUN K E N 

Vierpol-Parameter 

Basisschaltung, f = 200 MHz, -UCB = 12V, -Ic = 1 mA 

Eingangsleitwert Re Yib 31 mS 
Im Yib -12 mS 

Eingangskapazität Cib -9,5 pF 

Rückwärtssteilheit Re Yrb _0 mS 
Im Yrb -0,5 mS 

Rückwirkungskapazität Crb -0,4 pF 

Vorwärtssteilheit I Yfb I 27 mS 
qJfb 115 0 

Ausgangsleitwert Re Yob 0,15 mS 
Im Yob 1,9 mS 

Ausgangskapazität Cob 1,5 pF 

Basisschaltung, f = 100 MHz, -UCB = 6V, -Ic = 1 mA 

Eingangsleitwert Re Yib 36 mS 
Im Yib -6 mS 

Eingangskapazität Cib -9,5 pF 

Rückwärtssteilheit Re Yrb -0,04 mS 
Im Yrb -0,48 mS 

Rückwirkungskapazität Crb -0,64 pF 

Vorwä rtssteilheit I Yfb I 33,5 mS 
qJfb 42 0 

Ausgangsleitwert Re Yob 0,09 mS 
Im Yob 1 mS 

Ausgangskapazität Cob 1,4 pF 

Emitterschaltung, f = 35 MHz, -UCE = 12V, -Ic = 1 mA 

Eingangsleitwert Re Yie 1,5 mS 
Im Yie 5 mS 

Eingangskapazität Cie 23 pF 

Rückwärtssteilheit Re Yre _0 mS 
Im Yre -0,14 mS 

Rückwirkungskapazität C re -0,65 pF 

Vorwärtssteilheit I Yfe I 36 mS 
qJfe -12 0 

Ausgangsleitwert Re Yoe 0,01 mS 
Im Yoe 0,31 mS 

Ausgangskapazität Coe 1,4 pF 

• KIN 
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Im Yrb 
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IAF1061 
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Germanium 
pnp-

I AF134\ TELEFUNKEN 
Flächentransistor UKW-Vorstuf. 

Gleichstrom-Meßwerte, tamb = 25°C 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Je = 1 mA 

Basisstrom -IB 8 I-lA 

Basisspannung -UBE 220 mV 

Restströme 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V -Iebo 2,5 < 10 ~ 
Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCE = 6 V -leer < 50 ~ 
RBE = 30 kO 

Emitterreststrom, - UEB = 0,7 V -Iebo 3 ~ 
Collector offen 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 V, -Je = 1 mA 

Grenzfrequenz 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante, f = 30 MHz 

fr 

ß 

55 

110 

25.10-12 

MHz 

5 

..... _----------.----------_ ..... 010165 KEN 
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TELEFUNIEN 

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, -UCB = 6 V, -Ic = 1 mA 

Basisschaltung, f = 100 MHz 

Eingangsleitwert Yib = gib + jooCib gib 31,2 mS 

roCib -1,89 mS 

Eingangswiderstand 
gib 

32 C 

Eingangskapazität Cib -3 pF 

Rücksteilheit -Yrb = grb + jrocrb grb -50 !1S 

roCrb 315 !1S 

Rückwirkungswiderstand 
grb 

-20 kC 

Rückwirkungskapazität Crb 0,5 pF 

Vorwä rtssteilheit Yfb = I Yfb I . ej<J>fb I Yfb I 22 mAN 

<Pfb 83 ° 

Ausgangsleitwert Yob = gob + jrocob gob 0,285 mS 

roCob 1,76 mS 

Ausgangswiderstand gob 
3,5 kC 

Ausgangskapazität Cob 2,8 pF 

~------~------~ 
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TELEFUNKEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCER 

bei RBE = 30 kO 

Spannung zwischen Collector und Basis -UCBo 
bei offenem EmiHer 

Spannung zwischen EmiHer und Basis -UEBo 

bei offenem Collector 

Collector- + EmiHer-Verlustleistung, PC+E 
tamb = .45.oC, in ruhender Luft 

SperrschichHemperatur ti 

max. Abmessungen 

C 

B@S 
E 

Zubehör 

Zwischensockel Lager-Nr.30522 
\saUf!f\c.<1pPf! Lager-Nr. 30578 

Gewicht: max. 1 g 

I AF 1341 

18 V 

25 V 

0,7 V 

60 mW 

75 °C 
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1 AF 1341 TELEFUNIEN 

AF 134 für UKW-Vorstufen 

Die für UKW-Vorstufen geeigneten Tran- Für die nachstehenden 
sistoren AF 134 werden in der unten 

angegebenen Meßschaltung bei einem Ge- Betriebswerte 

nerator-Widerstand RGen ca. 35 g (Rausch- Betriebsspannung Ub 6 V 

anpassung) auf ausreichende Leistungsver- Collectorstrom -Je ca. 1,4 mA 

stärkung Eingangsfrequenz fe 100 MHz 

Gv= ~=( Uout Y4. RGen 
ergeben sich folgende 

PGen UGen Rout 
Meßwerte 

ausgemessen. Leistungsverstä rkung Gv 14,5 > 13 dB 

Rauschzahl F 7,5 < 9 dB 

Haut = 2,T kQ ..--_____ Ä ____ ......., AF 134 300 pF 

~--->--1~-+--------~ 

I 
TOpF Hp Uaut 

300pF 
HQ 

1 
• Ub 

~----------~----------------~I + 

Rp ist so gewählt, daß der Gesamtaußenwiderstand für den Transistor Rout = 2,1 kg beträgt 

~--------------~--------------~ 156 
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- UBE Parameter 
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TELEFUNKEN 
RölV-B 1760 R 

-- __ z~o_mv-
... ... t .. ~ 

240 mV 

lzo;v 
200 mV 
180mV 

1S 18 V 

-Ic f (-UCE) 
-UBE = Parameter 

tamb = 25°C 
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TELEFUNKEN 
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Germanium 
pnp- TELEFUNIEN 
Flächentransistor 

Gleichstrom-Meßwerte, tamb = 25 °C 

Arbeitspunkt -UCE = 6 v, -Ic = 1 mA 

Basisstrom -IB 

Basisspannung -UBE 

Restströme 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V -Iebo 
Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCE = 6 V -leer 
RBE = 30 kO 

Emitterreststrom, - UEB = 0) V -Iebo 
Colleetor offen 

I AF13S1 

UKW-Mlschstufe 

8 ~ 

220 mV 

3 < 10 J.tA 

< 50 J.tA 

3 ~ 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 V, -Ic = 1 mA 

Grenzfrequenz 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante, f = 30 MHz 

tr 

f3 

50 

100 

25 .10-12 

MHz 

5 
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161 

I 



I AF13S1 TELEFUNKEN 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCB = 6 v, -Ic = 1 mA 

Basisschaltung, f = 100 MHz 

Eingangsleitwert Yib = gib + jroCib gib 33,3 mS 

roCib -2,5 mS 

Eingangswiderstand 
gib 

30 0 

Eingangskapazität Cib -4 pF 

Rücksteilheit -Yrb = grb + jrocrb grb -50 ,,5 

roCrb 315 ,,5 

Rückwirkungswiderstand 
grb 

-20 kO 

Rückwirkungskapazität Crb 0,5 pF 

Vorwärtssteilheit Yfb = I Yfb I· eiq>fb I Yfb I 21 mAN 

q:>fb 80 0 

Ausgangsleitwert Yob = gob + jrocob gob 0,33 mS 

roCob 1,76 mS 

Ausgangswiderstand gob 
3 kO 

Ausgangskapazität Cob 2,8 pF 
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TELEFUNIEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter - UCER 

bei RBE == 30 kO 

Spannung zwischen Collector und Basis -UCBo 

bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis -UEBo 

bei offenem Collector 

Collector- + Emitter-Verlustleistung, PC+E 

tamb == 45 °C, in ruhender Luft 

Sperrschichttemperatur tj 

max. Abmessungen 

Zubehör 

Zwischensockel lager-Nr. 30522 
hc\\erkoppe lager-Nr.30578 

Gewicht: max.1 g 

I AF 1351 

18 V 

25 V 

0,7 V 

60 mW 

75 °C 

o ~~-1-~-------------------------~--------------------------~ 
163 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ 



I AF 1351 TELEFUNIEN 

AF 135 für UKW-Mischstufen 

Die für UKW-Mischstufen geeigneten Tran­
sistoren AF 135 werden in der unten 

angegebenen Meßschaltung bei einer Be­

triebsspannung Ub = 6 V auf ausreichende 
Mischverstärkung ausgemessen. 

GM = Pout = ( Uout )~ 4. RGen 
PGen UGen Rout 

Bei Ub = 4 V und den Eingangsfrequenzen 

fe = 87 MHz und fe = 100 MHz wird die 
Schwingsicherheit kontrolliert. 

Ferner erfolgt eine Messung der Frequenz­

konstanz des Oszillators bei Änderung 

von Ub = 6 V auf Ub = 4 V. 

AF 135 

Für die nachstehenden 

Betriebswerte 

Betriebsspannung Ub 

Collectorstrom -Ic 
Eingangsfrequenz fe 

Zwischenfrequenz ZF 

ergeben sich folgende 

MeBwerte 

6 V 
ca. 0,9 mA 

100 MHz 

10,7 MHz 

Mischverstärkung GM 9 > 7 dB 

Frequenzabweichung des Oszillators 

bei L1Ub = 2 V L1fo S 250 kHz 

(Ub = 6 ••• 4 V) 

I 
I ~SpH 

SpFI 

j 
u! 

L-__________ ~~----------------------------_ol+ 
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I AF1351 

TElEFUNKEN 
jÖ/V-B r59 R 

-U8E=280mV 

260mV 

240mV-

220~V 
200m V 
180m V 

1,5 ~8 V 

-Ic = f (-UCE) 
-UBE = Parameter 

tamb = 25°C 

TElEFUNKEN 
Rö/V-B 1760 R 

-- __ 2~0_iV-.. ,. .. t .. ~-
2"-0 mV 

i20;[V 
200 mV 
180 mV 

15 18 V 

-Ic = f (-UCE) 
- UBE = Parameter 

tamb = 25°C 
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, AF1351 
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Germanium 
pnp- TE L E FUN K E N I AF 1361 

Flächentransistor KW-Vor- u. MIschstufe 

Gleichstrom-Meßwerte, tamb :::z 25°C 

Arbeitspunkt -UCE = 6 V, -Ic = 1 mA 

Basisstrom -IB 10 !-LA 

Basisspannung -UBE 240 mV 

Restströme 

Collectorreststrom, -UCB = 6 V -Icbo 3 < 10 !-LA 
EmiHer offen 

Collectorreststrom, - UCE = 6 V -leer < 50 !-LA 
RBE = 30 kQ 

Emitterreststrom, - UEB = 0,7 V -Iebo 3 !-LA 
Collector offen 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 V, -Je = 1 mA 

Grenzfrequenz 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante, f = 30 MHz 

h 

ß 

40 

80 

25.10-12 

MHz 

5 
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TELEFUNKEN 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 V, -Ic = 1 mA 

EmiHerschaltung, f = 25 MHz 

Eingangsleitwert Yie = gie + ic.oCie gie 10 mS 
c.oCie 17,3 mS 

Eingangswiderstand gie 100 0 

Eingangskapazität Cie 110 pF 

Rücksteilheit -Yre = gre + irocre gre 66,7 IlS 

c.oCre 252 IlS 

Rückwirkungswiderstand gre 15 kO 

Rückwirkungskapazität Cre 1,6 pF 

Vorwärtssteilheit Yfe = I Yfe I . eiCPfe I Yfe I 36 mAJV 

cpfe -40 0 

Ausgangsleitwert Yoe = g08 + ic.ocoe goe 62,5 IlS 
c.oCoe 550 IlS 

Ausgangswiderstand goe 16 kO 

Ausgangskapazität Coe 3,5 pF 
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TELEFUNKEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCER 

bei RBE = 30 kO 

Spannung zwischen Collector und Basis -UCBo 
bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis -UEBo 
bei offenem Collector 

Collector- + Emitter-Verlustleistung, PC+E 
tamb = 45°C, in ruhender Luft 

Sperrschichttemperatur tl 

max. Abmessungen 

C 

8 E;!\ S 

E 

Zubehör 

Zwischensockel Lager-Nr. 30522 
lsollerkappe Lager-Nr.30578 

Gewicht: max.1 g 

I AF 1361 

18 V 

25 V 

0,7 V 

60 mW 

75 °C 

o ~~-1-~-------------------------~--------------------------~ 
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R6/V·B 1767 R 

.1 I I 
USE=300mV-

Z80mV -
I 

I I 
Z60mV-

I 
Zl,.(JmV-
ZZOInV _ 
ZOOInV 

1 ~8 V 

-Je = f (-UCE) 
- UBE = Parameter 

tamb = 25°C 

~" PC+E = 60 mW' 
TElEFUNKEN 
Rö/V·B 1768 R 

\ 
" \ -USE " 300 mV , 

..3i. _. 
~- ~- ~-

1', 

1', 
""-

....... ...... ..... 280 mV 

....... .. -
I I 

Z60mV 
I 1 

Z40mV 

I ZZOmV 
Zoo mV 

5 10 15 18 V 

-Je = f (-UCE) 
- UBE = Parameter 

tamb = 25°C 
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-18 = Parameter 
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-Ic = f (-UCE) 
-18 = Parameter 

tamb = 25°C 
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Germanium 
pnp- , E L E FUN K E N I AF 1371 

Flächentransistor ZF-Versttirker 10,7 MHz 

Gleichstrom-MeBwerte, tamb = 25°C 

Arbeitspunkt -UCE = 6 v, -Je = 1 mA 

Basisstrom -IB 14 !-tA 
Basisspannung -UBE 260 mV 

Restströme 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V -Icbo 3 < 10 ~A 
Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCE = 6 V -leer < 50 !-tA 
RBE = 30kO 

Emitterreststrom, - UEB = 0,7 V -Iebo 3 !-tA 
Collector offen 

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 V, -Je = 1 mA 

Grenzfrequenz 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante, f = 30 MHz 

35 

60 

25.10-12 

MHz 

5 
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I AF 1371 TELEFUNKEN 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 v, -Ic = 1 mA 

EmiHerschaltung, f = 10,7 MHz 

Eingangsleitwert Yie = gie + jooCie gie 3,33 mS 

OOCie 11,75 mS 

Eingangswiderstand gie 300 0 

Eingangskapazität Cie 175 pF 

Rücksteilheit -Yre = gre + joocre gre 14,3 J1S 

OOCre 121 J1S 

Rückwirkungswiderstand gre 
70 kC 

Rückwirkungskapazität Cre 1,8 pF 

Vorwärtssteilheit Yfe = I Yfe I . ei<pfe I Yfe I 36 mA/V 

«pfe -18 ° 

Ausgangsleitwert Yoe = goe + joocoe goe 12,5 J1S 

ooCoe 229 J1S 

Ausgangswiderstand goe 
80 kC 

Ausgangskapazität Coe 3,4 pF 
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TELEFUNKEN I AF 1371 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 v, -Je = 1 mA 

EmiHerschaltung, f = 470 kHz 

Eingangsleitwert Yie = gie + jwcie 9ie 625 ~S ~ 
~ 

547 ~S ~ WCie ~ 
~ 

Eingangswiderstand 1,6 kQ ~ 9ie ~ 
~ 

Eingangskapazität Cie 185 pF ~ 

Rücksteilheit -Yre = gre + jwcre gre ~S 

WCre 5,47 ~S . 

Rückwirkungswiderstand gre MO. 

Rückwirkungskapazität Cre 1,85 pF 

Vorwärtssteilheit I Yfe I 38 mA/V 

Ausgangsleitwert Yoe = goe + jwcoe goe 0,5 ~S 

WCoe 10 ~S 

Ausgangswiderstand goe 2 MO. 

Ausgangskapazität Coe 3,4 pF 

~~----------------------~------------------------~ 020164 KIN 
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TELEFUNKEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und EmiHer - UCER 

bei RBE = 30 kn 

Spannung zwischen Collector und Basis -UCBo 

bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis -UEBo 

bei offenem Collector 

Colledor- + Emitter-Verlustleistung, PC+E 

tamb == 45°C, in ruhender Luft 

Sperrschichttemperatur tj 

max. Abmessungen 

C 

B@S 
E 

Zubehör 

Zwischensockel Lager-Nr.30522 
Isolierkappe Lager-Nr.30578 

Gewicht: max. 1 g 

18 V 

25 V 

0,7 V 

60 mW 

75 °C 

~-------------~--------------~ 
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040163 
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Germanium 
pnp- TELEFUNKEN I AF13S1 

Flächentransistor geregelte ZF-VerstBrker 10,7 MHz 

Gleichstrom-MeBwerte, tamb = 25 °C 

Arbeitspunkt -UCE == 6 V, -Je = 1 mA 

Basisstrom -la 10 

Basisspannung -UBE 250 

Restströme 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V -Iebo 1,5 < 3 
EmiHer offen 

Collectorreststrom, - UCE == 6 V -leer < 50 
RBE == 30 kC 

Emitterreststrom, - UEB == 0,7 V -Iebo 3 
CoUedor offen 

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, -UCE == 6 V, -Je = 1 mA 

Grenzfrequenz 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante, f = 30 MHz 

fr 

f3 

40 

100 > 60 

25.10-12 

JAA 
mV 

JAA 

JAA 

JAA 

MHz 

5 

~-------------------.w --------------------~ 010165 
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I AF 1381 TELEFUNIEN 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 V, -1c = 1 mA 

EmiHerschaltung, f = 101 MHz 

Eingangsleitwert Yle = gie + jroCie gie 2,5 mS 

roCie 10,1 mS 

Eingangswiderstand gie 400 0 

Eingangskapazität Cie 150 pF 

Rücksteilheit -Yre = gre + jrocre gre 13,3 flS 

rocre 121 flS 

Rückwirkungswiderstand gre 75 kO 

Rückwirkungskapazität Cre 1,8 pF 

Vorwärtssteilheit Yfe = I Yfe I . ej<J>fe I Yfe I 36 mAN 

<Pfe -17,5 0 

Ausgangsleitwert Yoe = goe + jrocoe goe 12,5 flS 

rocoe 222 flS 

Ausgangswiderstand goe 80 kO 

Ausgangskapazität Coe 3,3 pF 

... 186-----------+----------..-.11 



TELEFUNKEN 'AF 1381 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C -UCE = 6 V, -Ic = 1 mA 

EmiHerschaltung, f = 470 kHz 

Eingangsleitwert Yie = gie + jOOCie gie 400 J1S ~ ~ 
OOCie 473 J1S ~ ~ 

Eingangswiderstand gie 2,5 kO ~ ~ 
Eingangskapazität 160 pF ~ 

Cie 

Rücksteilheit -Yre = gre + joocre gre J1S 

OOCre 5,47 J1S 

Rückwirkungswiderstand gre MO 

Rückwirkungskapazität Cre 1,85 pF 

Vorwärtssteilheit I Yfe I 38 mAN 

Ausgangsleitwert Yoe = goe + joocoe goe 0,555 J1S 

ooCoe 9,75 J1S 

Ausgangswiderstand goe 1,8 MO 

Ausgangskapazität Coe 3,3 pF 

~-------------~--------------~ 020164 IN 
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I AF 1381 TELEFUNKEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen eolledor und EmiHer - UCER 
bei RBE = 30 kC 

Spannung zwischen eolledor und Basis -UCBo 
bei offenem EmiHer 

Spannung zwischen EmiHer und Basis -UEBo 
bei offenem eolledor 

eolledor- + EmiHer-Verlustleistung, PC+E 
tamb = 45 oe, in ruhender Luft 

SperrschichHemperatur ti 

max. Abmessungen 

Zubehör 

Zwischensockel Lager-Nr. 30522 
Isolierkappe Lager-Nr.30578 

Gewicht: max. 1 9 

18 V 

25 V 

0,7 V 

60 mW 

75 oe 

~--------~--------~ 
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2V 

-Ic = f (-UCE) 
- UBE = Parameter 

tamb = 25°C 

TELEFUNKEN 
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-UBE = Parameter 

tamb = 25°C 
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~ne~~anium , E L E FUN K E N 
UHF-Mesa-Transistor 

Für die Verwendung in Vorstufen und in Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MHz. 

Abmessungen 
Maße in mm es 

Q 
8 E 

Zubehör 
Zwischensockel Lager-Nr.30522 

Grenzdaten 

Collector-Emitter-Spannung 

Collector-Basis-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Emitterstrom 

Basisstrom 

Verlustleistung bei tamb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 

Wärme-Innenwiderstand 

+ mW 

I 50 

o 
20 

'Q 

Qt.l14\~ 

15,3[13J 

-UCEO 

-UCBO 

-UEBO 

-Ic 

IE 

-IB 

Ptot 

tj 

tstg 

RthU 

RthG 

'\~ 
TELEFUNKEN 
RölV-B 2238 R 

" "- Rthu ", 
'\ 

"\ 

Gewicht: max. 0,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 18 

15 V 

20 V 

0,3 V 

8 mA 

8 mA 

1 mA 

6~ mW 

90 °C 

-30 ... +75 °C 

~ 0,75 °C/mW 

~ 0,4 °C/mW 

Zulässige Verlustleistung 

Ptot = f (tamb) 

50 100 oe 

..... ------------- .Kt'i14l> -------------... 010165 N 
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TELEFUNIEN 

Statische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tomb 25 °C 

Arbeitspunkt: -UCE = 12 V, -Ie = 1,5 mA 

Basisspannung -UBE 380 (320 ... 430) mV 

Basisstrom -IB 30 < 150 ~A 

Arbeitspunkt: -UCE = 6 V, -Ie = 2 mA 

Basisspannung -UBE 380 (320 ... 430) mV 

Basisstrom -IB 36 ~A 

Arbeitspunkt: -UCE = 6 V, -Ie = 5 mA 

Basisspannung -UBE 405 (360 •.• 450) mV 

Basisstrom -IB 66 ~A 

Stromverstärkung Ie 
lB 

-UCE = 12V, -Ic = 1,5mA B 50 > 10 

-UCE = 6V, -le= 2mA B 55 

-UCE= 6 V, -Ie = 5mA B 75 

Collectorreststrom, - UCBO = 20 V -IeBO 0,7 < 8 ~A 

Emitter-Basis-Reststrom, - UBE = 0,3 V -IEBo 2 < 100 ~ 

Collector-Emitter-Reststrom, -UCEO = 15 V -IeEO ~ 0,5 mA 

------------.---------_ ....... 
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TELEFUNKEN 

Dynamische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur 

Arbeitspunkt, -UCE = 12 V, -Ic = 1,5 mA 

Transit-Frequenz 

Maximale Schwingfrequenz 

Rückwirkungszeitkonstante, f = 2,5 MHz 

Rückwirkungskapazität, f = 450 kHz 

Rauschfaktor, f = 800 MHz, RG = 60 Q 

Rauschfaktor, f = 860 MHz, RG = 60 Q 

Leistungsverstärkung 
Basisschaltung, f = 800 MHz 

-UCB = 12 V, -Ic = 1,5 mA 

Basisschaltung, f = 860 MHz 
-UCB = 12 V, -Je = 1,5 mA 

Rückwirkungsdämpfung 

Basisschaltung, f = 800 MHz 
-UCB = 12 V, -Je = 1,5 mA 

Prijf{ing 

Meßschaltung 

tomb 25 

fr 500 > 250 

fmox 2,6 

rbb'· Cb'c 3 

Cre 

F 

F 

Vpb 

Vpb 

Vpbinv. 

-Uce 

-0,3 

7,5 < 
8,0 

10 > 

9,3 

23 

Leitungskreis 
mit Auskopplung 

9 

8,2 

I AF1391 

°C 

MHz 

GHz 

ps 

pF 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 
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Germanium 
pnp- TELEFUNIEN I AF17S1 

Flächentransistor VHF-Transistor 

Diffusionslegierter VHF-Transistor für die Verwendung in Vorstufen und in 

Misch- und Oszillatorstufen bis 220 MHz. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Vorläufige technische Daten 

Gewicht: max. 1,5 9 

Metallgehäuse ähnlich TO 5 

Die Abschirmung 5 ist mit dem Gehäuse verbunden 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Span n u ng -UCBO 25 V 

Emitter-Basis-Spannung -UEBO 0,5 V 

Collectorstrom -Ic 10 mA 

Basisstrom -IB mA 

Emitterstrom -IE mA 

Verlustleistung bei tamb = 45°C Ptot 75 mW 

bei tamb ~ 30°C Ptot 110 mW 

Sperrschichttemperatur tj 75 °C 

Lagertemperatur tstg -55 ... +75 °C 

Wärmewiderstand RthU 0,4 °C/mW 

~Ol~O1~~-------------------------~--------------------------~ 
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I AF17S1 TELEFUNIEN 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Collector-Reststrom, -UCB = 12 V 
Collector-Reststrom, - UCB = 25 V 
Arbeitspunkt: -UCB = 12 V, -Ic = 1 mA 

Basisspannung 
Basisstrom 

Collector-Basis-Sperrspannung, -Ie = 50 !tA 
Emitter-Basis-Sperrspannung, IE = 50 !tA 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Transit-Frequenz, -UCB = 12 V, IE = 1 mA 
Stromverstärkungsfaktor 

-UCE = 12V, -Ic = 1 mA, f = 1 kHz 
Rauschmaß 

-UCE = 12 V, -Ie = 1 mA, f = 200 MHz, 
RG = 300 

Rückwirkungskapazität 
-UCE = 12 V, -Ic = 1 mA, f = 450 kHz 

Rückwirkungsimpedanz 
-UCB = 12V, IE = 1 mA, f = 2MHz 

Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
-UCB = 12 V, -Ie = 1 mA, f = 200 MHz 

30fl 1nf 

Meßschaltung 

-IeBO 
-ICBO 

-UBE 
-IB 
-UCBO 
-UEBO 

fy 

hfe (ß) 

F 

Cre 

I zrbl 

Vpb 

Min. Typ. 

220 

25 
0,5 

180 
20 

6 

-0,8 

10 

10 13 

100pf 

fXC-Drossel 
VK 200 10/38 

-12V 

Max. 
10 
50 

360 
50 

7,5 

R 

Der Widerstand R ist so zu wählen, daß der gesamte Resonanzwiderstand den Wert 2 kQ hat. 

!tA 

!tA 

mV 
!tA 
V 
V 

MHz 

dB 

pF 

Cl 

dB 

~------~------~ 
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TELEFUNKEN I AF17S1 

Vierpol-Parameter 

Basisschaltung, f = 200 MHz, -UCB = 12 V, IE = 1 mA 

Eingangsleitwert Re Yib 30 mS 

Im Yib 15 mS 
~ 

Eingangskapazität Cib 12 pF ~ 
~ 

Rückwärtssteilheit I Yrb I 0,4 mS ~ ~ 
<Prb -90 0 ~ ~ 

Vorwärtssteilheit I Yfb I 25 mS ~ ~ 
<Pfb 90 0 

Ausgangsleitwert Re Yob 0,3 mS 

Im Yob 2,3 mS 

Ausgangskapazität Cob 1,8 pF 

~ ________ .m ________ ~ 
020165 KiN 
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Silizium 
npn-Planar- TELEFUNKEN BF 114 

Flächentransistor Endstufen-Transistor 

010165 

Für Video-Endstufen in Fernseh-Empfängern. 

Abmessungen 
Maße in mm 

c 

Vorläufige technische Daten 

I~ O,Sfl1 

L --10\' / 

E 

~, 11------
t J 6,6 L min. 37,5 ~ Gewicht, max.l,59 

Normgehäuse JEDEC TO 5 

Der Collector ist mit dem Gehäuse verbunden. 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung UCBO 135 V 

Collector-Emitter-Spannung m:t RBE ~ 1 kQ UCER 135 V 

Emitter-Basis-Spannung UEBO 3 V 

Collectorstrom Ic 40 mA 

Verlustleistung bei tamb = 45°C Ptot 565 mW 

bei tcase ~ 60°C Ptot 1,2 W 

Sperrschichttemperatur tj 175 °C 

Lagertemperatur tstg -55 ... +175 °C 

Wärmewiderstand RthU ~ 0,23 °C/mW 

Wärme-Innenwiderstand RthG ~ 96 °C/W 
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UCER f (RBE) 
Je 1 mA 
tp 0,1 ms 

V 0,01 
tamb = 25 oe 
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TELEFUNKEN I BF 1141 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Min. Typ. Max. 

Arbeitspunkt: UCE = 10 V, Ie = 10 mA 

Basisspannung UBE 0,75 V ~ 
Basisstrom IB 0,5 mA ~ 

Collector-Basis-Stromverhältnis ~ ~ UCE = 10V, Ie = 10mA B 20 ~ 
Collector-Reststrom, UCB = 50 V IeBO 0,1 flA ~ 
Collector-Reststrom, UCB = 50 V, tj = 150 °C IeBO 50 flA 

Collector-Basis-Sperrspannung, Ie = 0,5 mA UCBO 135 V 

Collector-EmiHer-Sperrspannung UCER 135 V 

Ie = 1 mA, RBE = 1 kO 

Emitter-Basis-Sperrspannung, -IE = 0,1 mA UEBO 3 V 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Transit-Frequenz, UCE = 10 V, Ie = 10 mA fr 80 MHz 

Ausgangskapazität, UCB = 10 V Cob 3,5 pF 

Rückwirkungs-Zeitkonstante rbb' Cb'c 150 ps 

UCB = 10 V, Ie = 10 mA, f = 32 MHz 
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Silizium 
npn- TELEFUNIEN 
E itaxial-Planar-Transistor 

Abmessungen 

Maße in mm 

Vorläufige technische Daten 

es 

~ 
8 E 

BFl15 

HF-Transistor 

Gewicht: max. 1 9 

Metallgehäuse ähnlich TO 18 

Die Abschirmung S ist mit dem Gehäuse verbunden. 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung UCBO 50 V 

Collector-Emitter-Spannung UCE 50 V 

Emitter-Basis-Spannung UEBO 5 V 

Collectorstrom Ic 30 mA 

Verlustleistung tamb ~ 45°C Ptot 145 mW 

Sperrschichttemperatur tj 175 °C 

Lagertemperatur tstg -55,.. +175 °C 

Wärmewiderstand RthU 0,9 °C/mW 

010165 
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8Fl15 , E L E F 'U N K E N 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25 °C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Typ. Max. 
Collector-Reststrom, UCB = 10 V, tj = 175°C IeBO 0,5 JlA 

Arbeitspunkt: UCB = 10 V, -IE = 1 mA 

Basispannung UBE 700 mV 

Basisstrom IB 6 21 JlA 

Collector-Basis-Sperrspannung, Ie = 10 JA.A UCBO 50 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung, Ic = 2mA UCEO 30 V 

EmiHer-Basis-Sperrspannung, -IE = 10 JlA UEBO 5 V 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25 °C 

Transit-Frequenz, UCB = 10 V, -IE = 1 mA ft 230 MHz 

Rückwirkungskapazität -Cre 0,55 pF 

UCB = 10V, -IE = 1 mA, f = 470kHz 

Rauschmaß bei UCB = 10V, -IE = 1 mA 

f = 200 kHz, RG = 3000 F 1,2 dB 

f= 1 MHz, RG = 500 F 3,5 dB 

f= 1 MHz, RG = 3000 F 1,2 dB 

f = 100 MHz, RG = 1000 F 3,6 dB 

Mischrauschmaß bei UCB = 10 V, -IE = 1 mA 

f = 200 kHz, RG = 5000 Fc 2,5 dB 

f= 1 MHz, RG = 500 0 Fc 2,5 dB 

~21-8-----------------------~------------------------~ 



TELEFUNKEN 8Fl15 

Vierpol parameter 

Emitterschaltung, f = 470 kHz, UCE = 10 V, Ic = 1 mA 

Eingangsleitwert Re Yie 0,4 mS 

Eingangskapazität Cie 25 pF 

I 
Rückwärtssteilheit I Yre I 1,5 ~S 

<pre -90 0 

Vorwärtssteilheit IYfe I 35 mS 

<pfe _0 

Ausgangsleitwert Re Yoe 4 ~S 

Ausgangskapazität C oe 1,4 pF 

Basisschaltung, f = 100MHz, UCB = 10 V, -IE = 1 mA 

Eingangsleitwert Re Yib 33 mS 

Eingangskapazität Cib -6 pF 

Rückwärtssteilheit IYrbl 220 ~S 

<prb -87 0 

Vorwärtssteilheit I Yfb I 33 mS 

<Pfb 150 0 

Ausgangsleitwert Re Yob 10 ~S 

Ausgangskapazität Cob 1,5 pF 

~O~-16-S------------------------~--------------------------2-1~9 





Standard-Typen 

~ ~ 
Subminiatur- .. I 

Transistoren ~ ~ 

~ ~ 





Germanium 
pnp- , E L E FUN K E N I AC 129-1 

Flächentransistor Submln - NF -Transistor 

Gleichstrom-Meßwerte, tamb = 25 oe 

Arbeitspunkt - UCE = 2 v, --Je = 0,25 mA 

Basisstrom -IB 6 < 15 IlA 

Basisspannung -UBE 160 < 200 mV 

Restströme 
Colledorreststrom, - UCB = 2 V -Iebo 0,7 < 3 !lA 

EmlHer offen 
Collectorreststrom, - UCE = 2 V -Ieeo 10 < 60 !lA 

Ba.l. offen 
bei AC 129 schwarz -Ieeo 20 < 100 !lA 

tamb = 4S oe 

Collectorreststrom, - UCE = 2 V -Ieeo 90 < 370 IlA 
Ba.l. offen 
bei AC 129 schwarz -Ieeo ~ 500 !lA 

Emitterreststrom, - UEB = 6 V -Iebo 0,7 < 6 IlA 
Colleetor offen 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb == 25°C 

Vierpolparameter, Emitterschaltung, f == 1 kHz, -UCE == 2 v, -Je = 0,25 mA 

Eingangswiderstand hie 4 kC 

Spannungsrückwirkung hre 5 . 1 ~ 

Stromverstärkungsfaktor hf. ~ 40 
Ausgangsleitwert ho• 12,5 115 

Basisbahnwiderstand rBb 90 0 
Colledorkapazität CC 13 pF 

-UCB = 2V, -Je = 0, f = 470kHz 

RauschzGlhl f == 1 kHz ± 350 Hz F 8 dB 
RGen = 800 Cl 

P-Grenzfrequenz f~ ~ 25 kHz 
-UCE == 2 v, -Je == 0,25 mA 
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I AC 1291 TELEFUNKEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCEo 6 V 
bei offener Basis 

Spannung zwischen Collector und Basis -UCBo 9 V 
bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCk 9 V 
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke 

Spannung zwischen Emitter und Basis -UEBo 5 V 
bei offenem Collector 

Collectorstrom -Ic 10 mA 

Collector- + Emitter-Verlustleistung, PC+E 12 mW 
tamb = 45°C, Betrieb in ruhender Luft 

Sperrsch ichttem peratu r tj 60 °C 

Die Transistoren sind mit einem Farbpunkt am Collectoranschluß in Gruppen nach dem 
Stromverstärkungsfaktor IJ gekennzeichnet. 

gelb ß = 40 ... 65 
violett ß = 55 ... 135 
schwarz ß > 115 

max. Abmessungen 

farbpunkt r--min.24 ---j 
~min.21---l"1 

max.3 c ~ 
~ 

max.3,5 

Gewicht: max. 0,5 g 
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Germanium 
pnp- TELEFUNKEN AF 128 

Flächentransistor Submln-HF-Transistor 

Gleichstrom-Meßwerte, tamb = 25 °C 

Arbeitspunkt -UCE = 2 v, -Ic = 0,25 mA 
Basisstrom -IB 7,5 < 20 ~A 

Basisspannung -UBE 160 < 200 mV 

Restströme 
Colleetorreststrom, - UCB = 2 V -Iebo 0,7 < 3 ~A 

EmiRer offen 
Colleetorreststrom, - UCE = 2 V -Ieeo 15 ~A 

Basis offen 
EmiHerreststrom, - UEB = 6 V -Iebo 0,7 < 6 J.tA 

Colleetor offen 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb == 25°C, -UCE = 2 V, -Ic == 0,25 mA 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz ß 70 > 25 
Grenzfrequenz Ir 6 > 3,2 MHz 

Collectorkapazität CC 13 < 20 pF 
-UCB = 2V, IE = 0, f = 470 kHz 

Basis-Bahnwiderstand 85 0 

Vierpolparameter, EmiHerschaltung, f = 470 kHz, -UCE = 2 V, -Ic = 0,25 mA 

Eingangsleitwert Yie = gie + j<OCie gie 0,285 mS 
<OCie 0,885 mS 

Eingangswiderstand 
gie 3,5 kC 

Eingangskapazität Cie 300 pF 
Rücksteilheit -Yre = gre + j<OCre gre 1,67 J.tS 

<OCre 41,3 J.tS 

Rückwirkungswiderstand gre 600 kO 

Rückwirkungskapazität Cre 14 pF 
Vorwärtssteilheit I Yfe I 8,8 mAJV 
Ausgangsleitwert Yoe == goe + j<Ocoe goe 11 J.tS 

<OCoe 74 J.tS 

Ausgangswiderstand goe 90 kC 

Ausgangskapazität Coe 25 pF 
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I AF 1281 TELEFUNKEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und EmiHer -UCEo 6 V 
bei offener Basis 

Spannung zwischen Collector und Basis -UCBo 9 V 
bei offenem EmiHer 

Spannung zwischen Collector und EmiHer -UCk 9 V 
bei kurzgeschlossener Basis-EmiHer-Strecke 

Spannung zwischen EmiHer und Basis -UEBo 5 V 
bei offenem Collector 

Collectorstrom -Ic 10 mA 

Collector- + EmiHer-Verlustleistung, PC+E 12 mW 
tomb = 45 oC, Betrieb in ruhender Luft 

SperrschichHemperatur tl 60 °C 

(--1 

Die Transistoren sind mit einem Farbpunkt am Collectoranschluß in Gruppen nach dem 
Stromverstärkungsfaktor ~ gekennzeichnet. 

gelb ~ = 25 ••• 65 
violeH ~ = 55 ••• 135 
schwarz ~ > 115 

max. Abmessungen 

farbpunkt r--min.24 ---j 

~min.22---iC!8 
max.3 E 

- ~ 
max.3,5 

Gewicht: max. 0,5 g 
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Typen für industrielle 
Anwendung 

~ ~ NF-Transistoren ~ ~ 
~ ~ ~ 





Germanium 
pnp- , E L E FUN K E N , ACY 161 

Flächentransistor Klein-Leistungstranslstor 

Für NF-Endstufen und Leistungsverstärker. Für Gegentaktschaltungen 
können die Transistoren paarweise ausgesucht geliefert werden. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 
Befestigungsschelle Lager-Nr. 30507 

Grenzdaten 
Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Collectorspitzenstrom 

Basisstrom 

Verlustleistung tcase S 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wörmewiderstand 

Wörme-Innenwiderstand 

-UCBO 

-UCEO 

-UEBO 

-Je 
-JeM 
-IB 

Ptot 

tj 

tstg 

RthU 

RthG 

Gewicht: max. 4 9 

45 V 

30 V 

10 V 

400 mA 

A 

20 mA 

800 mW 

85 °C 
-55 ... +85 °C 

~ 0,3 °C/mW 

~ 50 °C/W 

~------.------~ mmM 241 
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TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25 °C (falls nicht anders angegeben) 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Ie = 50mA 

Basisspannung -UBE 225 mV 

Basisstrom -IB 0,5 mA 

Arbeitspunkt - UCE = 1 V, -Ie = 300 mA 

Basisspannung -UBE 400 < 500 mV 

Basisstrom -IB 5 < 7,5 mA 

Stromverstärkung Ie 
IB 

-UCE = 6V, -Ic = 50mA B 100 

-UCE = 1 V, -Ic = 300 mA B 60 > 40 

Collector-Reststrom, - UCB = 6V -IeBO 6< 20 flÄ 
-UCB = 30V -IeBO 8< 30 IlA 

-UCB = 6 V, tamb=85°C -IeBO ~ 1,5 mA 

Emitter-Reststrom, -UEB = 6V -IEBO 5< 25 IlA 

I Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ic = 1 mA -UCEO ~ 30 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ie = 1 A -UCEO ~ 15 V 

Collector-Basis-Sperrspannung, -Ie = 1 mA -UCBO ~ 45 V 

~-------------------~--------------------~ 020164 
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IACY161 TELEFUNKEN 

Dynamische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Grenzfrequenz, - UCE = 2 V, -Je = 10 mA fß 10 > 5 kHz 

Stromverstä rkungsfaktor ß 80 

-UCE = 2V, -Je = 10mA, f = 1 kHz 

Collectorkapazität Cb'c 75 < 120 pF 

- UCB = 6 V, JE = 0, f = 470 kHz 

Basisbahnwiderstand rbb' 70 < 120 

-UCE = 6V, -Je = 1 mA, f = 470kHz 

Bedingungen für paarweise Lieferung 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Je = 5 mA ßUBE :;;; 10 mV 

Basisspannung -UBE 125 ••• 185 mV 

Arbeitspunkt 

-UCE = 6V, -Ic = SOmA ßJB :;;; 25 % 
. -UCE = 1 V, -Je = 300mA ßJB :;;; 25 % 

~--------.w--------~ 244 
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Germanium 
pnp-
Transistor 

TELEFUNKEN 

Für NF-Endstufen kleiner Leistung. Der Transistor hat eine hohe zulässige 

Collector-Spannung. 

Abmessungen 

Maße in mm 

~2~ o.5~ 
C ~I r- ; 

IACY241 
NF-Transistor 

8 ~ ~ aIII~~=== 

E !tI7Lmlll.37,5~ Gewicht:max.4g 

Zubehör 

Befestigungsschelle Lager-Nr. 30 507 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung -UCBO 70 V 

Collector-Emitter-Spannung, RBE = 1 kO -UCER 70 V 

Collector-Emitter-Spannung -UCEO 50 V 

Emitter-Basis-Spannung -UEBO 30 V 

Collectorstrom -Ic 300 mA 

Collectorspitzenstrom -IcM 700 mA 

Verlustleistung bei tamb = 45°C P'ot 115 mW 

bei tamb = 25°C P'o, 170 mW 

bei tcase ~ 45 °C P'ot 530 mW 

Sperrschichttemperatur tj 85 °C 
Lagertemperatur tstg -55 ..• +85 °C 

Wörmewiderstand RthU 0,35 °C/mW 
Wtume-\nnenwiderstand RthG 75 °C/W 

010165 • 249 
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TELEFUNKEN IACY241 

Statische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Typ. Max. 

Collector-Reststrom, - UCB = 25 V -ICBO 12 25 ~A 

Collector-Reststrom, - UCB = 70 V -IeBO 18 50 ~A 

Collector-Reststrom, -UCB = 25 V, tj = 70°C -ICBO 0,4 mA 

Emitter-Reststrom, -UEB = 25V -IEBO 20 50 ~A 

Collector-Sättigungsspannung -UCEsat 250 500 mV 

-Ie = 200 mA, -IB = 20 mA 

Arbeitspunkt: -UCE = 15 V, -Ie = 3mA 

Basisspannung -UBE 130 mV 

Arbeitspunkt: -UCE = 5V, -Ic = 30mA 

Basisspannung -UBE 250 350 mV 

Basisstrom -IB 0,6 mA 

Arbeitspunkt: -UCE = 1 V, -Ic = 150 mA ~ 
Basisspannung -UBE 400 500 mV ~ 
Basisstrom -IB 3,9 6 mA ~ 

~ Collector-Basis-Stromverhältnis ~ -UCE = 5V, -Ie = 30mA B 30 50 ~ 
-UCE = 1 V, -Ic = 150 mA B 25 40 

Collector-Basis-Sperrspannung, -Ic = 50 f!A -UCBO 70 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung -UCER 70 V 

-Ie = 2 mA, RBE = 1 kQ 

Collector-Emitter-Sperrspannung -UCEO 50 V 

-Ic = 500mA 

020165 
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IACY241 TELEFUNKEN 

Dynamische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tomb = 25°C 

Min. Typ. Max. 

Stromverstärkungsfaktor hfe (ß) 30 65 150 

-UCE = 10V, -Je = 5mA, f = 1 kHz 

Grenzfrequenz fß 4,5 9 kHz 

-UCE = 10V, -Je = 5mA 

Collectorkapazität Cob 80 120 pF 

- UCB = 6 V, Je = 0, f = 470 kHz 

Basis-Bahnwiderstand rbb' 70 120 Q 

-UCE = 6V, -Je = 1 mA, f = 470kHz 

Für paarweise Lieferung ist: 

Basisspannung bei - UCE = 15 V, -Je = 3 mA L\UBE ~ 10 mV 

Basisstrom bei - UCE = 5 V, -Ic = 30mA L\IB ~ 20 % 
bei -UCE = 1 V, -Je = 150 mA 

~------.------~ 252 
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Typen für industrielle 
Anwendung 

I 
HF-Transistoren ~ I 

I 





Germanium 
pnp-Mesa- TELEFUNIEN IAFY121 

Flächentransistor VHF-Transistor 

Zur Verwendung in Vorstufen, Misch- und Oszillatorstufen bis 260 MHz. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spa n n u ng 

Collectorstrom 

es 

~ 
BE 

Verlustleistung bei tamb ~ 45°C 

Sperrsch ichttem peratu r 

Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 

Wärme-Innenwiderstand 

Gewicht: max. 0,5 9 

Normgehäuse ähnlich JEDEC TO 18 

-UCBO 25 V 

-UCEO 18 V 

-UEBO 0,5 V 

-Ic 10 mA 

Ptot 60 mW 

tj 90 °C 

tstg -30 ... +75 °C 

RthU 0,75 °C/mW 

RthG 0,4 °C/mW 

~01-01-65-----------------------------~------------------------------'" 261 
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IAFY121 TELEFUNKEN 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Typ. Max. 

Arbeitspunkt: -UCE = 12 V, -Je = 1 mA 

Basisspannung -UBE 325 mV 

Basisstrom -IB 20 flA 

Arbeitspunkt: - UCE = 6 V, -Je = 2 mA 

Basisspannung -UBE 340 mV 

Basisstrom -IB 29 ~ 

Arbeitspunkt : -UCE = 6V, -Je = 5mA 

Basisspannung -UBE 360 mV 

Basisstrom -IB 42 ~ 

Collector-Basis-Stromverhöltnis 

-UCE = 12V, -Je = 1 mA B 25 120 

-UCE = 6V, -Je = 2mA B 70 

-UCE = 6V, -Je = 5mA B 120 

Collector-Reststrom, - UCB = 12V -JeBO 0,5 3 flA 

Collector-Reststrom, - UCB = 25V -JeBO 0,7 10 flA 

Emitter-Reststrom, -UEB = 0,3 V -IEBO 10 flA 

Collector-Basis-Sperrspannung -UCBO 25 V 

-Je = 0,1 mA 

Collector-Emitter-Sperrspannung -UCEO 18 V 

-Je = O,5mA 

Emitter-Basis-Sperrspannung -UEBO 0,5 V 

-IE = 0,1 mA 

L.
26
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TELEFUNKEN IAFY12\ 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Min. Typ. Max. 

Arbeitspunkt: -UCE = 12 V, -Ic = 1 mA 

Transit-Frequenz fr 190 230 MHz 

Maximale Schwingfrequenz fmax 1,35 GHz 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz ß 30 65 

Rückwirkungszeitkonstante rbb'· Cb'c 5 8 ps 

Rückwirkungskapazität, f = 450 kHz Cre -0,5 pF 

Rauschmaß, f = 200 MHz, RG = 60 Q F 5 7 dB 

Leistungsverstärkung Vpb 11 14 dB 

Basisschaltung, f = 200 MHz 

-UCB = 12V, -Ic = 1 mA 

60Q 1nf c 

60nlf 
50Q 

Der Kondensator C ist so zu wählen, daß der gesamte Resonanzwiderstand den Wert 1,6 kQ hat. 

Meßschaltung für Leistungsverstärkung 

020165 
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TELEFUNKEN 

Vierpol-Parameter 
Basisschattung, f = 200 MHz, - UCB = 12 V, -tc = 1 mA 

Re Yib 31 mS 

Cib -9,5 pF 

Re Yrb '" 0 mS 

Crb -0,4 pF 

IYfbl 27 mS 

qJfb 115 0 

Re Yob 0,15 mS 

Cob 1,5 pF 

Basisschattung, f = 100 MHz, - UCE = 6 V, -tc = 1 mA 

Re Yib 36 mS 

Cib -9,5 pF 

Re Yrb -0,04 mS 

Crb -0,64 pF 

IYfbl 33,5 mS 

qJfb 42 0 

Re Yob 0,09 mS 

Cob 1,4 pF 

Emitterschattung, f = 35 MHz, - UCE = 12 V, -tc = 1 mA 

Re Yib 1,5 mS 

Cie 23 pF 

Re Yre _0 mS 

C re -0,65 pF 

IYfel 36 mS 

qJfe -12 0 

Re Yoe 0,01 mS 

C oe 1,4 pF 

~ _______________________ .w --------________________ ~ 
KIN 
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Germanium 
pnp-Drift- TELEFUNKEN 
Fläch entra nsistor 

Für Vor-, Misch- und HF-Stufen bis zu 100 MHz. 

Vorläufige technische Daten 

010165 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 
Zwischensockel Lager-Nr. 30522 

Isolierkappe Lager-Nr.30578 

Grenzdaten 
Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung mit RBE = 30 kQ 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Basisstrom 

Basisstrom 

Verlustleistung bei tamb = 45°C 

bei tamb = 25°C 

Sperrschichttemperatur 

lagertemperatur 

Wärmewiderstand 

-UCBO 

-UCER 

-UEBO 

-Ic 
-IB 

+IB 

Ptot 

Ptot 

tj 

tstg 

RthU 

I AFY 131 

HF-Transistor 

Gewicht: max.1 9 

25 V 

18 V 

0,7 V 

50 mA 

10 mA 

mA 

60 mW 

90 mW I 
85 °C 

-55 ... +85 °C 

~ 0,65 °C/mW 

273 



I AFY 131 TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Arbeitspunkt -UCE = 6 V, -Ic = 1 mA 

Basisspannung - UBE 

Basisstrom -IB 

Collector-Reststrom, -UCB = 6 V -lcBO 

-UCB = 25V -kBO 

-UCB = 25 V, tamb=70oC -kBO 

Emitter-Reststrom, - UEB = 0,6 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung 

mit RBE = 30 kO, -k = 1 mA 

Dynamische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Ic = 1 mA 

Transit-Frequenz 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante 

Rückwirkungskapazität 

Rauschfaktor, f = 100 MHz, RG = 60 0 

-IEBO 

-UCER 

fr 

ß 

Cr• 

F 

220 

8 

2,5 < 8 

4< 20 

80 < 500 

3< 20 

~ 18 

50> 30 

100 (40 .. .250) 

25.10-12 

1,8 < 3 

7 < 10 

mV 

JlA 

JtA 
JlA 

JtA 

JlA 

V 

MHz 

s 

pF 

dB 

'-----------.--------_ ..... 
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TELEFUNIEN I AFY 131 

Vierpol-Parameter 

Basisschaltung, f = 100 MHz, -UCB = 6 V, -Ic = 1 mA 

Eingangsleitwert Re Yib 33,3 mS 

ImYib -2,5 mS 

Eingangskapazität Cib -4 pF 

Rückwärtssteilheit Re Yrb -50 ~S 

Im Yrb 315 ~S 

Rückwirkungskapazität Crb 0,5 pF 

Vorwärtssteilheit I Yfb I 21 mS 

<Pfb 80 0 

Ausgangsleitwert ReYob 333 ~S 

ImYob 1,75 mS 

Ausgangskapazität Cob 2,8 pF 

I 

~O~-lM------------------------~------------------------~ 275 





Germanium 
pnp-
Fläch entra nsistor 

TELEFUNKEN I AFY 141 

HF-Transistor kleiner Leistung 



IAFY141 TELE FUN KE N 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Colledor und Emitter 
bei offener Basis 
bei -Ic = 5mA 
bei -Ic = 250 mA 

Spannung zwischen Colledor und Emitter 
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke 

Spannung zwischen Colledor und Basis 
bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis 
bei offenem Colledor 

Colledorstrom 

Colledor- + Emitter-Verlustleistung, 

tamb = 25°C, in ruhender Luft 
tamb = 45°C, in ruhender Luft 

tGehäuse :;a 45 °C 

Sperrschichttemperatur 

Lagerungstemperatur 

-UCEo 

-UCEo 

-UCk 

-UCBo 

-UEBo 

-Ic 

PC+E 

PC+E 

PC+E 

tj 

tL 

max. Abmessungen 

Gewicht: max. 4 g 

20 
10 

25 

40 

0,6 

250 

120 
80 

200 

85 

-45 ••• +85 

v 
V 

V 

V 

V 

mA 

mW 
mW 
mW 

°C 

°C 

~-------------.w --------------~ 278 



Germanium 
pnp- TELEFUNKEN 
Flächentransistor 

Für HF-Stufen bis zu 10 MHz. 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 

Zwischensockel Lager-Nr.30522 

Isolierkappe Lager-Nr.30578 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung, mit RBE S 6 kQ 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Basisstrom 

Verlustleistung 

bei tamb = 25 °C 
bei tamb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wörmewiderstand 

-UCBO 

-UCEO 

-UCER 

-UEBO 

-Ic 
-IB 

Ptot 

Ptot 

tj 

tstg 

RthU 

I AFY15 I 
HF-Transistor 

Gewicht: max. 1,2 9 

22 V 

12 V 

18 V 

8 V 

50 mA 

5 mA 

100 mW 
65 mW 

85 oe 
-55 ..• +85 oe 

S 0,6 °C/mW 

0 .. 10-1-63-------------. ---------------' 
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I AFY1SI TELEFUNKEN 

280 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Ic = 0,5 mA 

Basisspannung - UBE 

Basisstrom -IB 

Stromverstärkung :~ B 

-UCE = 0.55 V, -Ie = 4 mA 

Collector-Reststrom, ~ UCB = 6 V -IeBO 

-UCB = 22 V -IeBO 

-UCB = 6 V, tamb=70oc -IeBO 

Emitter-Reststrom, - UEB = 6 V -IEBO 

Collector-Emitter-Sperrspannung. -Ie = 1 mA - UCEO 

Dynamische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Transit-Frequenz, - UCE = 6 V, -Ie = 0,5 mA 

Stromverstärkungsfaktor 

-UCE = 6V, -Ie = O,5mA, f = 1 kHz 

Collectorkapazität 

- UCE = 6 V, IE = 0, f = 470 kHz 

Basis-Bahnwiderstand 

-UCE = 6 V, Ic = 0,5 mA, f = 470 kHz 

TELE 
FUN 
KEN 

ß 

150 

6 

80 

1< 3,5 

1,5 < 10 

20 < 120 

0,6 < 3 

~ 12 

16 < 6 

80 (30 ... 200) 

7 < 10 

120 < 200 

mV 

~A 

~A 

~A 

~A 

~A 

V 

MHz 

pF 

Q 



TELEFUNIEN ! AFY1S! 

Vierpol-Parameter 

Emitterschaltung, f = 2 MHz, - UCE = 6 V, -Ic = 0,5 mA 

Eingangsleitwert Re Yie 0,6 mS 

Eingangskapazität Im Yie 1,88 mS 

Cie 150 pF 

Rückwärtssteilheit Re Yre 20 I-lS 

Vorwärtssteilheit I Yfe I 16 mS 

Ausgangsleitwert ReYoe 100 I-lS 

Ausgangskapazität Im Yoe 275 ~tS 

Coe 22 pF 

TELE 

020164 ~~= 
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~ne~~anium , EL E FUN K E 'N IAFY161 

UHF-Mesa-Transistor 

Für die Verwendung in Vorstufen und in Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MHz. 

Abmessungen 

Maße in mm 

Zubehör 

es 

Q 
8 E 

Zwischensockel Lager-Nr.30522 

Grenzdaten 

Collector-Emitter-Spannung 

Collector-Basis-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Emitterstrom 

Basisstrom 

Verlustleistung bei tamb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 

Wärme-Innenwiderstand 

+ mW 

I 50 

o 
20 

'\ 

"Q 

Q~qr 

1S,31!- 13 J Gewicht. max. 0,5 9 
Metallgehäuse ähnlich JEDEC TO 18 

-UCEO 20 V 

-UCBO 30 V 

-UEBO 0,5 V 
-Ic 8 mA 

IE 8 mA 

-IB mA 

P'ot 60 mW 

tj 90 °C 

tstg -30 •.• +75 °C 

RthU 0,75 °C/mW 
RthG 0,4 °C/mW 

TELEFUNKEN 
RaN-B 2501 R 

" " Rthll ", 
'\, 

" 50 100°C 

Zulässige Verlustleistung 
P'o, = f (tamb) 

~--------~--------~ 010165 .. 283 



TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Min. Typ. Max. 
Collector-Reststrom, -UCB = 20V -lcBo 0,7 3 ~A 

Collector-Reststrom, -UCB = 20 V, tj = 60°C -lcBo 7 30 ~A 

Emitter-Reststrom, - UBE = 0,5 V -IEBo 4 100 ~A 

Arbeitspunkt: -UCE = 12 V, -Ic = 1,5 mA 

Basisspannung -UBE 320 380 430 mV 

Basisstrom -IB 25 150 flA 

Arbeitspunkt: - UCE = 6 V, -Ic = 2 mA 

Basisspannung -UBE 380 mV 

Basisstrom -IB 31 flA 

Arbeitspunkt : -UCE = 6V, -Ic = 5mA 

Basisspannung -UBE 360 405 450 mV 

Basisstrom -IB 56 ~A 

S .. k Ic tromverstar ung Ta 

-UCE = 12 V, -Ic = 1,5 mA B 10 60 

-UCE = 6V, -Ic = 2mA B 65 

-UCE = 6V, -Ic = 5mA B 90 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ic = 0,5 mA -UCEO 25 V 

Collector-Basis-Sperrspannung, -Ic = 0,1 mA -UCBO 30 V 

Emitter-Basis-Sperrspannung, -IE = 0,1 mA -UEBO 0,5 V 

~--------~--------~ 
284 V" 



TELEFUNIEN 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Arbeitspunkt: -UCE = 12V, -Ic = l,5mA 

Transit-Frequenz, f = 100 MHz 

Maximale Schwingfrequenz 

Rückwirkungszeitkonstante, f = 2,5 MHz 

Rückwirkungskapazität, f = 450 kHz 

Rauschmaß, f = 800 MHz, RG = 60 Q 

Leistungsverstärkung 

Basisschaltung, f = 800 MHz, 

-UCB = 12 V, -I( = 1,5 mA 

Rückwirkungsdämpfung 

Basisschaltung, f = 800 MHz 

-UCB = 12 V, -Ic = 1,5 mA 

Prüfllng 

fr 

fmax 

rbb'· Cb'c 

Cre 

F 

Vpb 

Vpbinv. 

O ••• 2pF 

-Ucs 

Meßschaltung 

Min. Typ. 

250 500 

2,6 

3 

-0,3 

7 

10,2 11 

23 

leitungskreis 
mit Auskopplung 

160n 
{Empfänger} 

IAFY161 

Max. 

MHz 

GHz 

ps 

pF 

8 dB 

dB 

dB 

.... ----------.K',."I>----------..... 020165 .IN 
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TELEFUNIEN 

TELEFUNKEN 
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'" 11 
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10-1 2 It- 6 8700 Z 'f 6 8 10 1 Z 'f 6 8 10 2 Z 4 6 810 3 MHz 

f .. 

Frequenzabhängigkeit des Rausehens 

F = f (f) 
-UCE = 12V 

-Ic = 1,5 mA 
RG = 60 Q 
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Rückwärtssteilheit Yrb 
(Basisschaltung) 

-UCB 12 V 
-le, f = Parameter 

100MHz 

-
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J 
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-

-
O,1mS 

20 r-r----,----,--.----r--,--.---,-~-
mS I I ~~~~~~~~~I 
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o ~ ~~ 

Re i'ib 
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- UCB, -le, f = Parameter 

Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden 
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ImYfb 
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o 
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TELEFUNIEN 

TELEFUNKEN 
RötV·B 2513 R 

'--

/ ioo'1 """""'-'" V ~ 
~ 

~ 100 MHz l 20f{MHz 

IA X ~ 
..::;; 
~ ~ 400 MHz 

) 1/ ~K 
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~~ J r\. ~ 
~ 

I 
40 MHz ~ 
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"""'" rt r ~r-
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......... 

800 MHz 

-IC=3,5mA 2,OmA 1,5mA 1,OmA O,5mA 

-100 -50 o 20mS 

Re Ytb ~ 

Vorwärtssteilheit Yfb 

(Basisschaltung) 

-UCB = 12 V 
-le, f = Parameter 

Meßebene 5 mm unter Gehöuseboden 

IAFY161 

--060-165-----------. -----------..... 
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IAFY161 

Im Yob 
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TELEFUNKEN 

TELEFUNKEN 
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V J ) 

-UUJ./12V IJ 
VSV )1 ~V 
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~ ~OOMHZ -O.~ rt ~ vV' 
J j ~ 

~ V V 
v 

~ 
100 MHz 

ih 
, v 
J 

I~ 100 MHz 

I I 
o a2 a* a6 aO ~O ~2 ~+ ~6mS 

Re YotJ .. 

Ausgangsleitwert Yob 

(Basisschaltung) 

- UCB, f = Parameter 

IE = Parameter 

OIE = O,5mA 

o IE = 3,5 mA 

Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden 



Germanium 
pnp-Drift- TELEFUNKEN 
Fläch entra nsistor 

Für HF-Stufen und ZF-Verstärker bis zu 20 MHz. 

Vorläufige technische Daten 

010165 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 
Zwischensockel 

Isolierkappe 

Grenzdaten 

C 

B@S 
E 

Lager-Nr. 30522 

Lager-Nr.30578 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung mit RBE = 30 kQ 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Basisstrom 

Basisstrom 

Verlustleistung bei tamb = 45°C 

bei tamb = 25°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wörmewiderstand 

-UCBO 

-UCER 

-UEBO 

-Ic 

-IB 

+IB 

Ptot 

Ptot 

tj 

tstg 

RthU 

I AFY 291 

HF-Transistor 

Gewicht: max. 1 9 

25 V 

18 V 

0,7 V 

50 mA 

I 
10 mA 

mA 

60 mW 
90 mW 

85 °C 

-55 ..• +85 °C 

~ 0,65 °C/mW 
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I AFY 291 TELEFUNIEN 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Ie = 1 mA 

Basisspannung -UBE 250 mV 

Basisstrom -IB 12 ~ 

Collector-Reststrom, -UCB = 6V -ICBO 3< 10 !lA 

-UCB = 25V -IeBO 5< 20 !lA 

-UCB = 25 V,tamb = 70°C -ICBO 80 < 500 !lA 

Em itter-Reststrom, -UEB =0,6 V -IEBO 3< 20 !lA 

Collector-Emitter-Sperrspannung -UCER ~ 18 V 

mit RBE = 30 kO, -Ie = 1 mA 

Dynamische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Arbeitspunkt - UCE = 6 V, -Ie = 1 mA 

Transit-Frequenz Ir 35 > 20 MHz 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz ß 80 > 40 

Rückwi rku ngszeitkonstante rbb'· Cb'c 25.10-12 s 

Rückwirkungskapazität Cre 1,8 < 3 pF 

~----------------~----------------~ 296 



TELEFUNKEN I AFY 291 

Vierpol-Parameter 

Emitterschaltung, f = 10,7 MHz, - UCE = 6 V, -Ic = 1 mA 

Eingangsleitwert Re Yie 2,85 mS 

Im Yie 10,75 mS 

Eingangskapazität Cie 160 pF 

Rückwärtssteilheit Re Yre 13,3 JlS 

Im Yre 121 JlS 

Rückwirkungskapazität C re 1,8 pF 

Vorwärtssteilheit I Yfe I 36 mS 

q:>fe -18 0 

Ausgangsleitwert Re Yoe 12,5 JlS 

Im Yoe 229 JlS 

Ausgangskapazität C oe 3,4 pF 

~----------------------------~----------------------------~ 020165 
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Germanium 
pnp- TELEFUNKEN 
Flächentransistor 

Vorläufige technische Daten 

Gleichstrom-Meßwerte 
tomb = 25°C 

1. Arbeitspunkt -UCE = 6V, -Ic = 10 mA 

Basisstrom -IB 
Basisspannung -UBE 

2. Arbeitspunkt -UCE = 0,55 v, -Ic = 200 mA 

Basisstrom -IB 
Basisspannung -UBE 

Restströme 
tomb = 25°C 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V -Iebo 
Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCB = 50 V -Iebo 
Emitter oRen 

EmiHerreststrom, - UEB = 0,6 V -Iebo 
Collector offen 

tomb = 70°C 
Collectorreststrom, - UCB = 6 V -Iebo 

Emitter offen 

Wärme-Innenwiderstand Ritherm 

Wärmewiderstand Rtherm 

Wechselstrom-Meßwerte 
tomb = 25°C 

Grenzfrequenz fr 
-UCE = 6V, -Ic = 4mA 

Stromverstärkungsfaktor hfe 
- UCE = 6 V, -Ic = 4 mA, f = 1 kHz 

Collectorkapazität Cob 
-UCB = 6V, -IE = 0, f = 470kHz 

, ALZ 10 I 
HF - Leistungs -Transistor 

100 JlA 
300 mV 

6 < 12 mA 
500 < 850 mV 

2 < 12 JlA 

3 < 30 JlA 

1,5 < 20 JlA 

100 < 550 JlA 

~ 60 °C/W 

~ 0,2 °C/mW 

40 > 20 MHz 

90 > 40 

7 < 15 pF 

Io..-------.FW 0101~ KIN ---------------.... 
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I ALZ 10 I TELEFUNKEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter 
bei offener Basis 

bei -Ic = 5mA -UCEo 30 
bei -Ic = 250 mA -UCEo 15 

Spannung zwischen Collector und Basis -UCBo 50 
bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis -UEBo 0,7 
bei offenem Collector 

Collectorstrom -Ic 250 
Collectorspitzenstrom -Icsp 500 
Basisstrom -IB 20 
Collector- + Emitter-Verlustleistung, 

tamb = 25°C, in ruhender Luft PC+E 250 
tamb = 45°C, in ruhender Luft PC+E 150 
tGehäuse :;;; 45°C PC+E 500 

Sperrschichttemperatur tj 75 
Lagerungstemperatur tL -45 ••• +75 

Zubehör 
Befestigungsflansch 
Isolierscheibe (Oval) 
Isolierscheibe (Rund) 
Befestigungsflansch (Metall) 
Isolier-Ring 

max. Abmessungen 

E gdlne Isolation 
8 gelbe Isolation 
e blanker Draht 

Collector mit Gehäuse verbunden 

Gewicht: max. 12 9 

Lager-Nr.30513 
Lager-Nr.30508 
Lager-Nr.30514 
Lager-Nr.30511 
Lager-Nr.30512 

V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

mW 

mW 
mW 

°C 

°C 

"---------+-------------
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Silizium 
npn-

TELEFUNKEN 
BFY27 
(2 N 915) 

Planar-Transistor HF-Transistor 

Für HF-Verstärker und Oszillatoren sowie für nicht übersteuerte Schalter. 

Abmessungen 
Maße in mm 

c 

8EJ, 
E 

\g, 05f3 

t-.2t==I== 
1531. t mli1.315~ Gewicht. max.O,5g 

Normgehäuse JEDEC TO 18 

Collector mit Gehäuse verbunden 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Verlustleistung 

bei tamb = 45°C 
Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 

Wärme-Innenwiderstand 

w "-
~2 
~~ 

"' , 
~ 

"""", 
"" -- I ---. --- -.......... 

100 

tamb ---. 

UCBO 

UCEO 

UEBO 

P'ot 
P,o, 
tj 

tstg 

RthU 

RthG 

" '-- ""'-.... ---~ 200 oe 

70 V 

50 V 

5 V 

siehe Diagramm 

320 mW 

200 °C 
-65 ... +300 °C 

0,49 °C/mW 
146 °C/W 

PC+E = f (tamb) 
1 in ruhender Luft 

2 thermischer Kurzschluß 

~ _______ .w ________ ~ 
010165 KiN 
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BFY27 
(2N915) 

TELEFUNKE N 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Max. 

Collector-Reststrom, UCB = 60 V ICBO 10 nA 

Collector-Reststrom, UCB = 60 V, tj = 150°C ICBO 30 ~ 
Collector-Sättigungsspannung UCEsat 1 V 

Ic = 10 mA, IB = 1 mA 

Basis-Sättigungsspannung UBEsat 0,9 V 

Ic = 10 mA, I B = 1 mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis B 40 160 

UCE = 5 V, Ic = 10 mA 

Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 0,1 mA UCBO 70 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCEO 50 V 

Ic = 10 mA, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Transit-Frequenz, UCE = 15 V, Ic = 10 mA fr 250 MHz 

Collector-Kapazität, UCB = 10 V, IE = 0 Cob 3,5 pF 

IW 
302 • 



I 
Ja 

020165 

20 

mA 

15 

JO 

5 

o 

I 

mA 

0,5 

o 
0,5 

/ 
I 
/ 

r 
/ 

",. 

~ 

'/' 

TELEFUNKEN BFY27 
(2 N 915) 

---~ JB =300j.1A 
",. ~ _ .. 

"" /'r'" 

-

5 10 

Ausgangskennlinien 

, 

UcE =5V 

j 

I 
I 

/ 
V 

~ 
/ 

.,.-. 

0,7 0,8 

UBE -----.-

Eingangskennlinie 

-

15 

TELEFUNKEN 

I I 
250f,lA 

RjlV-B 236B R 

0,9 

I I 
200p.A-I--

150pA 
I 

100pA 

-+-
50j.1A 

10V 

Je = f (UCE) 
Is = Parameter 

tamb = 25 oe 

TELEFUNKEN 
RölV-B 2369 R 

IV 

Is = f (USE) 

UCE = 5V 
tamb = 25°C 
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BFY27 
(2 N 915) 

8 

100 

o 

'tOD 

MHz 

350 

t 300 
fT 

250 

200 

TELEFUNKEN 

/ 
~ r- ..... r-- r-.. ~ 

I ........... 
........ ...... 

I ...... ....... ........... 

lf UCE =5V ....... 

10 20 30 ~O 

CoIJector-Basis-Stromverhältnis 

t"-.... 

TELEFUNKEN 
R6/V -B 2370 R 

"-
!'.... 
~ 

SOmA 

B 

UCE 

f (Je) 

5V 

tamb = 25°C 

TELEFUNKEN 
~-+---+---+--+---+--t---+--t----+----1t-----+---1---+R6/V-r 2371 R 

,,-
V ,,-

/.. ~ 
V J<---D ...... ~ 

-.-. .................. ~ 10r-

~ V 
h / 

//," 
U/ 

J'/ 
11. 

111 
IIU 
'fI 
Jr 

J 
0 S 10 15mA 

I e 
fr f (Je) 

UCE Parameter 

Transit-Frequenz tamb = 25°C 
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ImYie 
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ImYte 

18 
mS 
16 
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6 
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2 
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mS 

-80 

-70 

-60 

-50 

-40 200MHz 

-30 

-20 

-10 

o 
-20 

X 

TELEFUNKEN 

TELEfUNKEN 

BFY27 
(2 N 915) 

;:'1+ 
". ~ - ~ t.."..oo 

Ie=2fI1A-~ ~ 5~ ~ "'" ~ io'" 10 mA 
~ ~Ioo-' 

1/ _I-""", ~r-~ 150 MHz 

I/' ./ ~MHz V ~ ... ~ 
L. ..... '"," , 

1 ~"', ~ ""'" 60MHz 
~ .... ~ ~'ftI' 
~ ~, 30 MHz 

~ ... 

~ 
.... -.1 

5 10 15 20 

ReYie ~ UCE 

Eingangsleitwert Yie (Emitterschaltung) Je, f 
Meßebene 5 mm unter Gehöuseboden 

Ie = 10 mA ~, 

-~"""'" ~, 

---' f-30MHz 

~"" 
, 

~ , 
~ 5mA ~' 

.... ~ -...--~/ 

~",.. \ 100MHz ~ ~ ,,' 
'i50MHZ;' ~ 

io""""" ~' 
"'" ~ , , 
~."..- I 2mA j' . 

\ I -~ ~ ,~ -' 

I 

o 20 40 60 

Re ire -----1.~ UCE 

VorwörtssteiJheit Yfe (Emitterschaltung) Ic, f 
Meßebene 5 mm unter Gehöuseboden 

200 MHz 

25 mS 

10V 
Parameter 

TElEfUNKEN 
RIIIV -B 2342 R 

- -

80 mS 

10V 
Parameter 
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BFY27 
(2 N 915) 
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j 

/ V J , / JI 
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Re Yoe ------.. ~ UCE lOV 
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Meßebene 5 mm unter Gehöuseboden 
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Silizium 
npn- TELEFUNKEN I BFY 651 

Planar-Transistor 

Transistor mit hoher Sperrspannung, besonders für die Ansteuerung 

von Ziffern-Anzeigeröhren. 

010165 

Abmessungen 

Maße in mm 

Vorläufige technische Daten 

c I~ o,S!d 

L -10\' / 

~, 1---------
1.,. L min. 37,5 ~ 

Collector mit Gehäuse verbunden 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung UCBO 

Collector-Emitter-Spannung mit RBE ~ 1 kQ UCER 

Emitter-Basis-Spannung UEBO 

Collectorstrom Ic 

Verlustleistung 

bei tamb = 45°C Ptot 

bei tcase ~ 45°C Ptot 

Sperrschichttem peratu r tj 

Lagertemperatur tstg 

Wärmewiderstand RthU 

Wärme-Innenwiderstand RthG 

Gewicht: max. 1,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 5 

100 V 

90 V 

3 V 

50 mA 

565 mW 

1,35 W 

+175 °C 

-55 ••• +175 °C 

~ 230 °C/W 

~ 96 °C/W 

307 



IBFY 651 

150 

V 

100 

50 

Kenndaten 

-~I'-

TELEFUNKEN 

"""'" ........... r---Io.... 
"'" ~ 

4 6 8 10" 2 "6 8 105 

Zulässige Collectorspannung 

~:~~N ER 

" 6 8 106Q 

UCER f (RBE) 

le 1 mA 

tp 0,1 ms 

V 0,01 

tamb 25°C 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. Max. 

Collector-Reststrom, UCB = 75 V IeBO 0,1 

Collector-Reststrom, UCB = 75 V, tj = 150°C IeBO 100 

Collector-Sättigungsspannung UCEsat 0,9 

Ie = 2mA, IB = 0,2mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis B 30 

UCE = 10 V, Ie = 2 mA 

Basisspannung, UCE = 10 V, Ic = 2 mA UBE 0,8 

Collector-Basis-Sperrspannung, Ie = 0,5 mA UCBO 100 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCER 90 

Ie = 1 mA, RBE = 1 kQ 

Emitter-Basis-Spannung, IE = 0,1 mA UEBO 3 

• ~IN 
308 

f.lA 

f.lA 

V 

V 

V 
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Je 

020165 

12 
mA 
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8 
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mA 
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4 
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-
~ 

11'" 
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TELEFUNIEN \BFY 651 

TElEFUNKEN 
RölV -B 2386 R 

I I 

JB = 180IJ-A p-t- 160pA - ~,~ I""""" -I"""""" _____ ~ 120 pA) 

-/ 100pA J 
lY 

80!J-A .) \ 
V' }\ 60pA 

'1\ 
'tOpA / \ 

50 

-

UCE = 5V 
.J 

I( 
11 

J 
~, 

~, 

~ 
..... ~~ _ .... .... 1"""'" 

0,7 0,8 0,9 

11 
J 

11 
J 

11 

20pA 1 
.--r' 

I 
100 V 

Ausgangskennlinien 

Ic = f (UCE) 

1,1 

18 = Parameter 

tomb = 25°C 

TELEFUNKEN 
RölV-B 2387 R 

1,2V 

Eingangskennlinie 

18 = f (U8E) 

UCE = 5V 

tomb = 25 oe 
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/BFY 651 

80 

60 

~ 

1/ 
.1 

I B 
40 

I , 
20 

o 

TELEFUNIEN 

- r--.... 
7""'"00 ~ UC[=10V 

f"'~ 
.......... 
~ 

"""~ 

10 20 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

B = f (Ie) 
UCE = 10V 

tamb = 25°C 

TELEFUNKEN 
RölV·B 2388 R 

~ 

30mA 
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Silizium , E L E FUN K E N 
BFY66 

(2 N 918) 
npn-
Epitaxial-Planar-Transistor UHF-Transistor 

Für UHF-Verstärker und Oszillatoren sowie für nicht übersteuerte schnelle Schalter. 

010165 

Abmessungen 

Maße in mm 

c 

E 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Vorläufige technische Daten 

Collector mit Gehäuse verbunden 

UCBO 

Collector-Emitter-Spannung UCEO 

Emitter-Basis-Spannung UEBO 

Verlustleistung 

bei tamb ~ 25°C Ptot 

bei tcase ~ 25°C Ptot 

Sperrschichttemperatur tj 

Lagertemperatur tstg 

Wärmewiderstand RthU 

Wärme-Innenwiderstand RthG 

Gewicht: max. 0,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 18 

30 V 

15 V 

3 V 

200 mW 

300 mW 

200 °C 

-65 •.• +300 °C 

0,88 °C/mW 

585 °C/W 

311 
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BFY66 
(2 N 918) 

Statische Kenndaten 

TELEFUNKEN 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. 
Collector-Reststrom, UCB = 15 V ICBO 

Collector-Reststrom, UCB = 15 V, tj = 150°C ICBO 

Collector-Sättigungsspannung UCEsat 

Ic = 10 mA, I B = 1 mA 

Basis-Sättigungsspannung UBEsat 
Ic = 10 mA, I B = 1 mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis B 20 

UCE = 1 V, Ic = 3 mA 

Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 1 !-lA UCBO 30 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCEO 15 

Ic = 3 mA, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 

Emitter-Basis-Sperrspannung, IB = 10 !-lA UEBO 3 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Transit-Frequenz, UCE = 10 V, Ic = 4 mA fr 600 

Collectorkapazität Cob 

UCB = 10 V, IE = 0, f = 1 MHz 

Collectorkapazität Cob 

UCB = o V, IE = 0, f = 1 MHz 

Eingangskapazität Cib 

UCB = 0,5 V, IE = 0, f = 1 MHz 

Rauschmaß F 

UCE = 6 V, Ic = 1 mA, f = 60 MHz, RG = 400 Q 

Leistungsverstärkung 

in Emitterschaltung neutralisiert Vpe 15 

UCE = 12V, Ic = 6mA, f = 200 MHz 

Ausgangsleistung in Basisschaltung n2 30 

UCB = 15 V, Ic = 8 mA, f = 500 MHz 

312 • 

Max. 
10 nA 

!-lA 

0,4 V 

V 

V 

V 

MHz 

1,7 pF 

3,0 pF 

2,0 

6 dB 

dB 

mW 



Typen für industrielle 
Anwendung 

~ 
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Schalt-Transistoren ~ ~ 
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Germanium TELEFUNKEN 
ASY24 

ASY24B 
pnp-
Flächentransistor 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 
Befestigungsschelle 

Zwischensockel 

Isolierkappe 

Lager-Nr.30504 

Lager-Nr.30522 

Lager-Nr.30578 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und EmiHer 
bei offener Basis 

bei -Je = 5 mA -UCEo 

bei -Je = 250 mA - UCEo 

Spannung zwischen Collector und EmiHer - UCk 
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke 

Spannung zwischen Collector und Basis 
bei offenem EmiHer 

Spannung zwischen EmiHer und Basis 
bei offenem Collector 

Collectorspitzenstrom 

Collector- + EmiHer-Verlustleistung, 

tamb = 25°C in ruhender Luft 

tamb = 45°C in ruhender Luft 

SperrschichHemperatur 

Lagerungstemperatur 

-UCBo 

-UEBo 

-Jesp 

SchalHranslstor 

Gewicht: max. 1,2 9 

ASY24 ASY24 B 

25 20 V 
12 10 V 

30 25 V 

50 35 V 

0,7 0,6 V 

250 250 mA 

100 mW 
65 mW 

85 °C 

-45 •.• +85 °C 

o ·1-01-65-----------------------------~------------------------------... 315 



ASY24 
ASY24B 

"-

TELEFUNKEN 

mA TELEFUNKEN 
RölV-B 2281 R 

TELEFUNKEN 
Rö/V - B 2282 R 

mW 

100 

'" , \\ , t 200 

o 
20 

r 
_1_ 

~, 

RthU 

'" -Ie max 100 

'" ~ ~ 
50 

tamb----.~ 

Zulässige Verlustleistung 

Ptot = f (tamb) 

3 
mW 
oe 
10 2 v=b01 
~' 

8 
6 
~o,02 --
-005 

r--. 
__ I 

2 r--b,1 r--

1 

o 

r-... 
~ - .......... 

--'- ~ 
I-

~ -~ 1-1001-

\ASY24 

ASY 24 ~\ 
, 
\ \ ,I""-

~ 
~ ~~ 

10 20 

Erlaubter Arbeitsbereich 

-Icmax = f (UCE) 

111I . ~~~f~~~' 

J;t;jL tp 

J..P....=v 
T 

10 1 
Rfhel'm 8 

~~ r.--O,2 

6 - ..... 
-"""" 

~ " ~ 
I""111III ~""" 

~ 6 8 10-1. 2 ~ 6 8 10-3 2 ~ 6 8 10-2 2 

fp • 

Zulässige Impulsbelastbarkeit 

Rtherm 

v ~- Parameter 
T 

30 V 

~-----------------.KM ------------------~ 316 



TELEFUNIEN 

Gleichstrom-MeBwerte 
Ic 

Stromverstärkung = -IB-

tomb = 25°C 

-UCE = 0,55 V, -Ic = 4 mA 
-UCE = 0,55 V, -Ic = 200 mA 

Restströme, tamb = 25 °C 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V 
EmiHer offen 

ASY 24 COllectorreststrom, - UCB = 50 V 
Emitter offen 

ASY 24 B Collectorreststrom, - UCB = 35 V 
Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCB = 30 V 
EmiHer-Basis kurzgeschlossen 

EmiHerreststrom, - UEB = 0,7 V 
eolledor offen 

tamb = 70°C 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V 
Emitter offen 

Coliector-SäHigungsspannung 
-IB = 20 mA, -Ic = 200 mA 

Basis-SäHigungsspannung 
-'B = 20 mA, -Ic = 200 mA 

Wärmewiderstand 

B 
B 

-Icbo 

-Icbo 

-Icbo 

-lek 

-Iebo 

-Icbo 

-UCEsot 

-UBEsot 

Rtherm 

90 > 40 
65 > 20 

2 < 10 

3 < 15 

3 < 15 

3 < 25 

1,5 < 20 

110 < 550 

180 < 250 

570 < 700 

~ 0,6 

ASY24 
ASY24B 

~A 

~ 

~ 

~A 

~ 

mV 

mV 

°C/mW 

~--------------~--------------~ 020165 
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ASY24 
ASY24B 

TELEFUNKEN 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb == 25°C 

Grenzfrequenz 
-UCB == O;l5V, -Je = 4 mA 

Collectorkapazität 
-UCB == 6 v, -Je = 0, f == 10 MHz 

EmiHerkapazität 
-UEB == 0, f == 2 MHz 50 mVeft 

Schaltzeiten 

Stromkonstante Einspeisung 
-UCE == 1 v, -Je = 250 mA, RGen = 1 kO 

Anstiegzeit 

Abfallzeit 

Impuls­
Generator 

Spannungskonstante Einspeisung 
-UCE = 1 V, -Je == 250 mA, RGen = 2 Q 

Anstiegzeit 

Abfallzeit 

Impuls­
Generator 

!.8.fl 

+ 

+ 

fy 

Cob 

CEs 

t, 

tf 

22 > 12 

3,3 < 5 

50 < 70 

1,1 < 2,5 

1,3 < 3 

015 < 1,5 
0,09 < 0,2 

MHz 

pF 

pF 

JAS 

JAS 

...... _--------.--------_ .... 
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Germanium 
pnp-
Flächentransistor 

Abmessungen 
Maße in mm 

c 

E 

TELEFUNKEN IASY261 

Schalttransistor 

Gewicht: max. 1,5 9 

Metallgehäuse ,.., TO 5 

Die Basis ist mit dem Gehäuse verbunden. 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung -UCBO 30 V 

Collector-EmiHer-Spannung -UCE 25 V 

Collector-Emitter-Spannung, -Ic = 5mA -UCEO 15 V 

EmiHer-Basis-Spannung -UE~O 20 V 

Collectorstrom -Ic 200 mA 

Collectorspitzenstrom -IcM 300 mA 

Basisstrom -IB 30 mA 

Basisspitzenstrom -IBM 300 mA 

EmiHerstrom IE 230 mA 

EmiHerspitzenstrom IEM 300 mA 

Verlustleistung 

bei tamb = 45°C Ptot 100 mW 
bei famb S 25°C Ptot 150 mW 
bei tcase ;$ 55°C F'tot 150 mW 

SperrschichHemperatur fj 85 °C 

Lagertemperatur fstg -65 ... +100 °C 

Wärmewiderstand RthU ~ 0,4 °C/mW 
Wärme-Innenwiderstand RthG ~ 0,2 °C/mW 

~-------------~--------------~ 010165 319 



150 

t 
mW 

100 

50 

o 
20 

TELEFUNKEN 

'" " TELEFUNKEN 300 
TELEFUNKEN 

JO 

V 

20 

10 

o 

'" 
, RötV·B 2267 R 

"-
~ '\RthO "' "' " iI\. " "' RthU I" 

"' " "' " I " "' ~l" 
"' 

50 

~--... ~ 
Zulässige Verlustleistung 

Ptot f (tj) 

Rth = Parameter 

- ,[5],-c-----

r------ ~E I 
+ 

11 11 

11 11 

I 
mA 

200 

R6/V· B 2268 R 

-ICmax 
100 

.. ... 
0 10 20 JO V 

-- Erlaubter Arbeitsbereich 
-Icmax = f (UCE) 

- - - - Kurzzeitige lJberschreitungen des 

1""""'00. 
.... ~ 

erlaubten Bereiches sind zulässig, 
sofern die Energie 200 ~Ws nicht 
überschreitet und +UBE=0,2 ... 2Vist 

TflEFUNKEN 
Rö/V·82269R 

I"', 
ro-

~ 
["""'00. 

10' 2 " 6 8 103 , 6 8 10" " 6 8 105 Q 

Zulässige Collectorspannung 

Thermische Stabilität muß gewährleistet sein 

-UCER 

dlc 
dUCE 

tj 
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TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei tomb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Collector-Reststrom, - UCB = 5 V -lcBO ~ 3 f.tA 

Collector-Reststrom -lcEv ~ 35 f.tA 
-UCE = 25 V, +UBE = 0,2 V, tomb = 60°C 

Basis-Reststrom, +IBEv ~ 35 f.tA 
-UCE = 20 V, +UBE = 5 V, tomb = 60°C 

Emitter-Reststrom, - UEB = 5 V -IEBo ~ 3 !lA 

Emitter-Flußspannung, UBEfl ~ 0,2 V 
-UCB = 25 V, tomb = 60°C 

Collector-Sättigungsspannung 
-Ic = 10 mA, -IB = 0,33 mA -UCEsot ~ 0,2 V 
-Ic = 50 mA, -IB = 2,0 mA -UCEsot ~ 0,25 V 

Basis-Sättigungsspannung 
-Ic = 10 mA, -IB = 0,4 mA -UBEsot 0,2 ... 0,37 V 
-Ic = 50 mA, -IB = 2,4 mA -UBEsot ~ 0,55 V 

Arbeitspunkt UCB = 0, IE = 10mA 
Basisstrom -IB ~ 325 ~lA 

Arbeitspunkt UCB = 0, IE = 20mA 
Basisstrom -IB 250 ... 650 !lA 

Arbeitspunkt UCB = 0, IE = 100 mA 
Basisspannung -UBE ~0,65 V 
Basisstrom -IB ~ 4,75 mA 

Arbeitspunkt UCB = 0, IE = 200 mA 
Basisspannung -UBE ~ 1,3 V 

Basisstrom -IB ~ 12,5 mA 
Collector-Basis-Stromverhältnis 

UCB = 0, IE = 10mA B ~ 30 
UCB = 0, IE = 20mA B 30 ... 80 
UCB = 0, IE = 100mA B ~ 21 

I 
UCB = 0, IE = 200 mA B ~ 16 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ic = 5mA -UCEO ~ 15 V 

Collector-Basis-Sperrspannung, -UCBO ~ 30 V 

"-Ic = 40 !lA, tomb = 60°C 

Emitter-Basis-Sperrspannung, 
-lEB = 0,1 mA, tomb = 60°C -UEBO ~ 20 V 

)20165 • 321 



IASY261 , E L E FUN K E N 

Dynamische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Transit-Frequenz, -UCE = 5 V, -Jc = 3mA Ir ~ 4 

Collectorkapazität, -UCB = 5 V, JE = 0 Cb'c ~ 16 

Emitterkapazität, - UEB = 5 V, Je = 0 Cb'e ~ 13 

Einschalt-Zeitkonstante für 't ~ 2,2 
Stromkonstante Einspeisung 
-UCE = 0,75 V, -kM = SOmA 

Einschalt-Zeitkonstante für 't ~ 0,2 
Spannungskonstante Einspeisung 
-UCE = 0,75 V, -kM = 1 mA 

Obersteuerungs-Zeitkonstante 'ts ~ 1,4 
Je = 0, -IB = 1 mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis beim Schalten Bs 15 > 10 
innerhalb des Obersteuerungsbereiches für 
Stromsprung & Je = 50 mA, - UCE ~ 0,3 V 
gemessen 0,1 f.lS nach Anlegen des Stromsprunges 

Schaltzeiten, tamb = 25°C 
in der nachstehenden Schaltung gemessen 

Verzögerungszeit td ~ 90 

Anstiegszeit tr ~ 490 

Speicherzeit ts ~ 1,35 

Abfallzeit tf ~ 730 

Oszillograph 
Impuls - Ci ~ 8 pr 
(jenerator Ni ~ 10 Mn 

+ -10V 

Die Speicherzeit ts steigt bis tamb = 60 °C linear auf den l,5fachen Wert an. 
Die Abfallzeit tf steigt bis tamb = 60°C linear auf den 1,25fachen Wert an. 

MHz 

pF 

pF 

J1S 

flS 

flS 

ns 

ns 

flS 

ns 

~------~------~ 
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030165 

200 

mA 

t 150 

I 100 

-ls 

50 

o 

a 
mA 

7 

6 

5 

3 

2 

0 

TELEFUNKEN 

~ -~~ ~ 5 mA 
/ l,' mA / ~-
If'" .--~ 

3 mA ~ 
r ~ ~ 

---~ ---- i-""""" 
~ -- 2mA 

---~ -1--""1""'" 
[,--
~ -

'f' 

5 10 

TELEFUNKEN 
R6/V·B 2271 R 

I 
I 
I 

-VCS = o~-'-
) 

/ 
/ v 

V 
/' 

~V 

-------
", 

0,7 0,2 0,3 o,~ 0,5 0,6 

-USE .. 

• 

. 
I 

'I 

IASY261 

TELEFUNKEN 
Rö/V· B 2270 R 

1mA --
0,5 mA 

15 V 

Ausgangskennlinien 

-Ic = f (-UCE) 

-IB Parameter 

tj = 25 oe 

0,7 o,av 
Eingangskennlinie 

-IB = f (-UBE) 

-UCB = OV 
tj = 25 oe 

323 



IASY261 

102 

,.uA 
6 

10' 
8 

10-' 
8 

TELEFUNKEN 

TElEfUNKEN 
Rö/V·B2272R 

I 
1 1 

'I' 

V' V 
1 I1 

11 , 
/ 1 

I J 

I V-UCO=5 V 

1 
IL 

I 
1 11 

1/ j 

/' V 

-' 
IJ 

I 
I IJ 

II I 
I V 

I 
-50 o 50 

Temperaturabhängigkeit des Reststromes 

-ICBO = f (ti) 

-UCB = SV 
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Germanium 
pnp-
Flächentransistor 

Abmessungen 
Maße in mm 

c 

E 

TELEFUNIEN 
Schalttransistor 

Gewicht: max. 1,5 9 

Metallgehäuse ,..; TO 5 

Die Basis ist mit dem Gehäuse verbunden. 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung -UCBO 25 V 

Collector-Emitter-Spannung -UCE 20 V 

Collector-Emitter-Spannung, -Ic = 5mA -UCEO 15 V 

Emitter-Basis-Spannung -UEBO 20 V 

Collectorstrom -Je 200 mA 

Collectorspitzenstrom -JCM 300 mA 

Basisstrom -IB 30 mA 

Basisspitzenstrom -IBM 300 mA 

Emitterstrom IE 230 mA 

Emitterspitzenstrom IEM 300 mA 

Verlustleistung 

bei tamb = 45°C Ptot 100 mW 
bei tamb ~ 25 oe Ptot 150 mW 
bei tcase ~ 55°C Ptot 150 mW 

Sperrschichttemperatur tj 85 °C 

Lagertemperatur tstg -65 ... +100 °C 

Wärmewiderstand RthU ~ 0,4 °C/mW 

Wärme-Innenwiderstand RthG ~ 0,2 °C/mW 

010165 • 325 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 



IASY271 

150 
mW 

100 

....... " , 
"-

'" " ....... 

TELEFUNKEN 

TELEFUNKEN 
Rö/V· B 2273 R 

" Rth6 , , 
'- 1

300 
mA 

200 

mEFUN~EN 
R /V·B227U 

1-f---~ RthU " '" I' -Icmox 100 50 

o 

I'- '-....... , 
f---- "" 

, 
""-"'l' r"IIa. o 

20 50 o 5 10 15 20 25V 

Zuverlässige Verlustleistung -- Erlaubter Arbeitsbereich 

25 
V 

20 

10 

5 

o 

Ptot f (tj) 
Rth = Parameter 

I--- ,cu,-I---
I---

I---
BE I I---

I--- + 
I I 

I I 
I I 

10' 

-lemax = f (UCE) 
- - - - Kurzzeitige Oberschreitungen des 

i""-o.... .... ~ 

erlaubten Bereiches sind zulässig, 
sofern die Energie 200 !J.Ws nicht 
überschreitet und + UBE = 0,2 ... 2 V ist 

TElEfUNKEN 
R6/V·I'l717R 

""'" "" r ~ 

'" 
'" ""'-..... t... 

2 

Zulässige Collectorspannung 

- UCER f (RBE) 

die 
400 !J.S 

tj 25°C 

~--------~--------~ 
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TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25 °C (falls nicht anders angegeben) 

Colledor-Reststrom, - UCB = 5 V -IcBO ~ 3 flA 
-UCB = 20 V, +UBE = 0,2 V, tamb = 60°C -IcEV ~ 35 ~ 

Basis-Reststrom, 
-UCE = 20 V, +UBE = 5V, tamb = 6QoC +IBEV ~ 35 flA 

Emitter-Reststrom, -UEB = 5V -IEBO ~ 3 flA 
Emitter-Flußspannung, 

-UCB = 20 V, tamb = 6QoC UBEfl ~ 0,2 V 

Colledor-Sättigungsspannung 
-Ic = 10 mA, -IB = 0,2 mA -UCEsat ~ 0,2 V 
-Ic = 50 mA, -IB = 1,25 mA -UCEsat ~0,25 V 

Basis-Sättigungsspannung 
-Ic = 10 mA, -IB = 0,25 mA -UBEsat 0,15 ... 0,32 V 
-Ic = 50 mA, -IB = 1,55 mA -UBEsat ~0,45 V 

Arbeitspunkt UCB = 0, IE = 10mA 
Basisstrom -18 :;;ä 195 flA 

Arbeitspunkt UCB = 0, IE = 20mA 
Basisstrom -18 130 •.. 395 flA 

Arbeitspunkt UCB = 0, IE = 100 mA 
Basisspannung -UBE ~ 0,55 V 
Basisstrom -IB ~3,25 mA 

Arbeitspunkt UCB = 0, IE = 200 mA 
Basisspannung -UBE ~ 1,4 V 
Basisslrom -18 ~ 9,5 mA 

Colledor-Basis-Stromverhältnis 
UCB = 0, IE = 10mA B ~ 51 
UCB = 0, IE = 20mA B 50 ... 155 
UCB = 0, IE = 100mA B ~ 30 
UC8 = 0, IE = 200 mA B ~ 21 

I 
Colledor-Emitter-Sperrspannung, -Ic = 5 mA -UCEO ~ 15 V 
Colledor-Basis-Sperrspannung, 

-Ic = 40~, tamb = 6QoC -UCBO ~ 25 V 
Emitter-Basis-Sperrspannung, 

-lEB = 0,1 mA, tamb = 60°C -UEBO ~ 20 V 

020165 • 327 



IASY271 TE LE FUN KE N 

Dynamische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Transit-Frequenz, - UCE = 5 V, -Ie = 3mA fr ~ 6 

Collectorkapazität, - UCB = 5 V, IE = 0 Cb'c ~ 16 

Emitterkapazität, - UEB = 5 V, Ie = 0 Cb'e ~ 13 

Einschalt-Zeitkonstante für 't' ~ 2,2 
Strom konstante Einspeisung 
-UCE = 0,75 V, -kM = SOmA 

Einschalt-Zeitkonstante für ~ 0,2 
Spannungskonstante Einspeisung 
-UCE = 0,75 V, -kM = 1 mA 

Obersteuerungs-Zeitkonstante 't's ~ 1,4 
Ie = 0, -IB = 1 mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis beim Schalten Bs 25 ~ 10 
innerhalb des Obersteuerungsbereiches 
für Stromsprung Ale = 50 mA, - UCE ~ 0,3 V 
gemessen 0,1 ~s nach Anlegen des Stromsprunges 

Schaltzeiten, tamb = 25°C 
in der nachstehenden Schaltung gemessen 

Verzögerungszeit td ~ 75 

Anstiegszeit tr ~ 350 

Speicherzeit ts ~ 1,55 

Abfallzeit tf ~ 620 

Oszillograph 

Impuls - Ci ~ 8 pr 
~m~ ~~m~ 

+ -IOV 

Die Speicherzeit ts steigt bis tamb = 6QoC linear auf den l,5fachen Wert an. 

Die Abfallzeit h steigt bis tamb = 60°C linear auf den 1,25fachen Wert an. 

MHz 

pF 

pF 

~s 

~s 

~s 

ns 

ns 

~s 

ns 
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TELEFUNKEN 
RölV-B 2276 R 

I 

J 

I 
/ 
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I 
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~ 

~ -UBE 

Eingangskennlinie 
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tj 25 oe 
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-18 =*mA TELEFUNKEN 
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RölV-B 2275 R 

V ~ J,OmA 
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I I 
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,/ I 
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l/ 
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IASY271 

102 

pA 
6 

10' 
B 

6 

10-' 
B 

TELEFUNIEN 

TELEFUNKEN 
R6/V· 2272R 

IL 
,I 

I 
1 1 

",' 
J 

Vi V 
1 

I 

I 
,- I 

V J 

IJI V-UCO=S V 

1 
11 

I 
1 11 

/ I 

/' V 

IL 
I 

I IJ 
II I 

/ V 
I 

-50 o 50 

Temperaturabhängigkeit des Reststromes 

-IeBO = f (ti) 
-UCB = 5V 
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Germanium 
npn- TELEFUNIEN 
Transistor SchalHranslstor 

010165 

Abmessungen 
Maße in mm 

Grenzdaten 

c 

E 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

I~ o,Sfll 

L --10\' / 

::' III~------------------
t J 6,6 L min. 37,5 ~ Gewicht, max.l,59 

Metallgehäuse ähnlich JEDEC TO 5 

Basis mit Gehäuse verbunden 

UCBO 30 V 

UCE 25 V 

Collector-Emitter-Spannung, Ic = 5 mA UCEO 15 V 

Emitter-Basis-Spannung UEBO 20 V 

Collectorstrom Ic 100 mA 

Collectorspitzenstrom IcM 200 mA 

Basisstrom IB 25 mA 

Basisspitzenstrom IBM 200 mA 

Emitterstrom -IE 125 mA 

Emitterspitzenstrom -IEM 200 mA 

Verlustleistung 

tamb = 45 °C Ptot 75 mW 

tamb ~ 25°C Ptot 125 mW 

tcase ~ 50 °C Ptot 125 mW 

Sperrschichttemperatur tj 75 °C 

Lagertemperatur tstg -55 ... +75 °C 

Wärmewiderstand RthU ~ 0,4 °C/mW 

W örme-\nnenwiderstand RthG ~ 0,2 °C/mW 

• 331 
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\ASY2SI TELEFUNIEN 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Collector-Reststrom, UCB = 5 V 

Collecto r-Reststro m 

UCE = 20 V, - UBE = 0,2 V, tamb = 60°C 

Emitter-Reststrom, UEB = 5 V 

Basis-Reststrom 

UCE = 20 V, -UBE = 5 V, tamb = 60°C 

Collector-Sättigungsspannung 

Ic = 10 mA, IB = 0,33 mA 

Ic = 50mA, IB = 2,0 mA 

Basis-Sättigungsspannung 

Ic = 10mA, IB = 0,4mA 

Ic = 50mA, IB = 2,4mA 

Arbeitspunkt: UCB = 0, -IE = 10 mA 

Basisstrom 

Arbeitspunkt: UCB = 0, -IE = 20 mA 

Basisstrom 

Arbeitspunkt: UCB = 0, -IE = 100 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

Collector-Basis-Stromverhä Itn is 

UCB = 0, -IE = 10mA 

UCB = 0, -IE = 20 mA 

UCB = 0, -IE = 100 mA 

Collector-Basis-Sperrspannung 

Ic = 100 ~A, tamb = 60°C 

Collector-Emitter-Sperrspannung, Ic = 5 mA 

Emitter-Basis-Sperrspannung 

IE = 0,1 mA, tamb = 60°C 

leBO 

ICEV 

IEBO 

-IBEV 

UCEsat 

UCEsat 

UBEsat 

UBEsat 

IB 

IB 

UBE 

IB 

B 

B 
B 

UCBO 

UCEO 

UEBO 

~ 3 

~ 35 

~ 3 

~ 35 

~ 0,2 
~ 0,25 

0,2 ... 0,37 

~ 0,55 

~ 325 

250 ... 645 

~0,65 

~ 4,75 

~ 30 

30 .•. 80 

~ 21 

~ 30 

~ 15 

~ 20 

V 
V 

V 
V 

~A 

~A 

V 
mA 

V 

V 

V 

~--------~--------~ 
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TELEFUNKEN IASY281 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Transitfrequenz, UCE = 5 V, Ic = 3 mA fr ~ 4 MHz 

Collectorkapazität, UCB = 5 V, IE = 0 Cb'c ~ 16 pF 

Emitterkapazität, UEB = 5 V, Ic = 0 Cb'e ~ 13 pF 

Einschalt-Zeitkonstante T ~ 2,2 ~tS 

für Stromkonstante Einspeisul':g 

UCE = 0,75 V, icM = 50 mA 

Ei nschalt-Zeitkonsta nte ~ 0,2 ~s 

für Spannungskonstante Einspeisung 

UCE = 0,75 V, iCM = 1 mA 

Obersteuerungs-Zeitkonstante ~ 1,4 ftS 

Ic = 0, IB = 1 mA 

I 
020165 

TELE 

~~= 
333 





Germanium 
npn- TELEFUNIEN 
Flächentrans;sfor Schalttransistor 

Abmessungen 
Maße in mm 

Grenzdaten 

c 

E 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Gewicht: max. 1,5 9 

Metallgehäuse ähnlich JEDEC TO 5 

Basis mit Gehäuse verbunden 

UCBO 25 V 

UCE 20 V 

Collector-Emitter-Spannung, Ic = 5 mA UCEO 15 V 

Emitter-Basis-Spannung UEBO 20 V 

Collectorstrom Ic 100 mA 

Collectorspitzenstrom kM 200 mA 

Basisstrom IB 25 mA 

Basisspitzenstrom IBM 200 mA 

Emitterstrom -IE 125 mA 

Emitterspitzenstrom -IEM 200 mA 

Verlustleistung 

tamb = 45°C Ptot 75 mW 

tamb ~ 25°C Ptot 125 mW 

tcase ~ 50°C Ptot 125 mW 

Sperrschichttemperatur tj 75 °C 

Lagertemperatur tstg -55,.. +75 °C 

Wärmewiderstand RthU ~ 0,4 °C/mW 
W örme-Innenwiderstand RthG ~ 0,2 °C/mW 

~----------.-------------' 010165 
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IASY291 TELEFUNIEN 

Statische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Collector-Reststrom, UCB = 5 V 

Collector-Reststrom 

UCE = 20 V, - UBE = 0,2 V, tamb = 60°C 

Emitter-Reststrom, UEB = 5 V 

Basis-Reststrom 

UCE = 20 V, -UBE = 5 V, tamb = 60°C 

Collector-Söttigungsspannung 

Ic = 10 mA, IB = 0,2 mA 

Ic = 50 mA, IB = 1,25 mA 

Basis-Söttig ungsspa n n u ng 

Ic = 10 mA, IB = 0,25 mA 

Je = 50 mA, IB = 1,55 mA 

Arbeitspunkt: UCB = 0, -IE = 10 mA 

Basisstrom 

Arbeitspunkt: UCB = 0, -IE = 20 mA 

Basisstrom 

Arbeitspunkt: UCB = 0, -IE = 100 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

Collector-Basis-Stromverhöltnis 

UCB = 0, -IE = 10 mA 

UCB = 0, -IE = 20 mA 

UCB = 0, -IE = 100 mA 

Collector-Basis-Sperrspannung 

Ic = 100 !lA, tamb = 60°C 

Collector-Emitter-Sperrspannung, Je = 5 mA 

Emitter-Basis-Sperrspannung 

IE = 0,1 mA, tamb = 60°C 

IeBO 

IeEV 

IEBO 

-IBEV 

UCEsat 

UCEsat 

UBEsat 

UBEsat 

IB 

IB 

UBE 

IB 

B 

B 

B 

UCBO 

UCEO 

UEBO 

~ 3 

~ 35 

~ 3 

~ 35 

~ 0,2 

~ 0,25 

0,15 ... 0,32 

~ 0,45 

~ 195 

130 ... 395 

~ 0,55 

~ 3,25 

~ 51 

50 ... 155 

~ 30 

~ 25 

~ 15 

~ 20 

V 
V 

V 
V 

V 
mA 

V 

V 

V 

~-----------------------~------------------------~ 
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020165 

TELEFUNKEN 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Transitfrequenz 

UCE = 5 V, Ic = 3 mA 

Collectorkapazität 

UCB = 5 V, IE = 0 

Emitterkapazität 

UEB = 5 V, Ic = 0 

Einschalt-Zeitkonstante 

für Stromkonstante Einspeisung 

UCE = 0,75 V, icM = 50 mA 

Einschalt-Zeitkonstante 

für Spannungskonstante Einspeisung 

UCE = 0,75 V, icM = 1 mA 

Obersteuerungs-Zeitkonstante 

Ic = 0, IB = 1 mA 

TELE 
FUN 
KEN 

h 

Cb'c 

Cb'e 

1: 

't 

'ts 

~ 6 MHz 

~ 16 pF 

~ 13 pF 

~ 2,2 ~lS 

~ 0,2 ~s 

~ 1,4 ~s 

337 





Germanium 
pnp- TELEFUNKEN I ASY 30 I 
Flächentransistor 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 
Befestigungsschelle Lager-Nr.30507 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter 
bei offener Basis 

bei -Ic = 5mA 

bei -Ic = 250 mA 

Spannung zwischen Collector und EmiHer 
bei kurzgeschlossener Basis-EmiHer-Strecke 

Spannung zwischen Emitter und Basis 
bei offenem Collector 

Spannung zwischen Collector und Basis 
bei offenem EmiHer 

Collectorspitzenstrom 

Collector- + EmiHer-Verlustleistung, 

tamb = 25 °C in ruhender Luft 

tamb = 45°C in ruhender Luft 

tGehäuse S 45 °C 

SperrschichHemperatu r 

Lagerungstemperatur 

-UCEo 

-UCEo 

-UCk 

-UEBo 

-UCBo 

-Icsp 

PC+E 

PC+E 

PC+E 

tj 

tL 

Sch alHranslstor 

Gewicht: max. 4 9 

25 
12 

30 

0,7 

50 

250 

120 
80 

200 

85 

-45000 +85 

v 
V 

V 

v 

V 

mA 

mW 
mW 
mW 

oe 
oe 

~Ol-01-M------------------------------~---------------------------------' 339 



I ASY 30 I 

I 
200 
mW 

100 
Ptot 

1 
1-

Rithel'm 

TELEFUNKEN 

" 
TELEFUNKEN 
Rö!V·B 2283 R 

'" " , l....fthG - -

" '" " " " 50 

tcase-------i·~ 

mA 
200 

-ICmax 100 

o 

~ 
TELEFUNKEN 
Rö!V·B 2284 R 

~ , 
1\ 

1"'0 
~ 

~"'" 
10 20 30V 

Zulässige Verlustleistung 

Ptot = f (tcase) 

Erlaubter Arbeitsbereich 

-Icmax = f (-UCE) 

3 

mW V=~01 11 11 
TELEFUNKEN 

'n··"'" oe 
10 z 

8 

0,02 r--.... r-.... 
-0,05 r-- ..... =:f.kfL tp 

2 

10 1 

r---- 0,1 ........ 
..!E..=v ~ --1-1- ~ ~ T 

'--0,2 ......... 

""' ~It:~ ---r-f:::~ 
~ 

8 
6 

4-

z 

'- 6 8 10-3 Z *- 6 810--2 Z 

tp ~ 

Zulässige Impulsbelastbarkeit 

1 f (tp ) 

v Parameter 

-34-0-----------------------~------------------------~ 



TELEFUNKEN 

Gleichstrom-Meßwerte 
.. Je 

Stromverstarkung =-ra-
tamb = 25°C 

-UCE = 0,55 V, -Je = 4 mA 
-UCE = 0,55 V, -Ic = 200 mA 

Restströme, tamb = 25°C 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V 
Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCB = 50 V 
Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCB = 30 V 
Emitter-Basis kurzgeschlossen 

Emitterreststrom, - UEB = 0,7 V 
Colleetor offen 

Restströme, tamb = 70°C 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V 
Emitter offen 

Coliector-SäHigungsspannung 
-IB = 20 mA, -Ic = 200 mA 

Basis-SäHigungsspannung 
-IB = 20 mA, -Ic = 200 mA 

Wörme-Innenwiderstand 

Wärmewiderstand 

020165 

B 
B 

-Iebo 

-Iebo 

-lek 

-Iebo 

-Ieba 

-UCEsat 

-UBEsat 

Ritherm 

Rtherm 

90 > 40 
65 > 20 

2 < 10 

3 < 15 

3 < 25 

1,5 < 20 

110 < 550 

180 < 250 

570 < 700 

~ 0,2 

~ 0,5 

I ASY 30 I 

mV 

mV 

°C/mW 

°C/mW 

341 



I ASY 30 I TELEFUNIEN 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C 

Grenzfrequenz 
-UCB = 0,25 V, -Je = 4 mA 

Collectorkapazität 
- UCB = 6 v, -Je = 0, f = 10 MHz 

Emitterkapazität 
-UEB = 0, f = 2 MHz 50 mVeff 

Schaltzeiten 
Stromkonstante Einspeisung 

-UCE = 1 v, -Je = 250 mA, RGen = 1 kO 

Anstiegzeit 

Abfallzeit 

NGen =1 k(l 

Impuls- son Generator 

Spannungskonstante Einspeisung 
-UCE = 1 V, -Je = 250 mA, RGen = 20 

Anstiegzeit 

Abfallzeit 

Impuls­
Generator 

1,81l 

RSen =2fl 

+ 

+ 

fr 

Cob 

CEs 

tr 

tf 

20n 

22 > 12 

3,3 < 5 

50 < 70 

1,1 < 2,5 

1,3 < 3 

Meß-Schaltung 

0,75 < 1,5 

0,09 < 0,2 

Meß-Schaltung 

MHz 

pF 

pF 

f.tS 

f.tS 
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Germanium 
pnp- TE LE FUN KE N IAUY2S) 

Flächentransistor 

Abmessungen 
Maße in mm 

Zubehör 
Isolierscheibe Lager-Nr.30509 

Isolierbuchse Lager-Nr.30581 

Grenzdaten 

26,5 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung, -Ic = 0,5 A 
Collector-Emitter-Spannung, -Ic = 10 A 

EmiHer-Basis-Spannung 

Collectorstrom 
Collectorspitzenstrom 

Basisstrom 

Verlustleistung bei tease = 45°C 
SperrschichHemperatur 

Lagertemperatur 

Wärme-Innenwiderstand 

-UCBO 

-UCEO 

-UCEO 

-UEBO 

-Ic 
-IcM 
-IB 

Ptot 

tj 

tstg 

RthG 

Lelstungs-Schalttranslstor 

Gewicht: max. 22 9 

Normgehäuse JEDEC TO 3 

90 V 

65 V 
45 V 
25 V 
6 A 

10 A 
1,5 A 

30 W 

90 °C 
-55 ... +75 °C 

~1,5 °C 

__________ .FWi 
010165 KIN ----------------= 
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IAUY2S1 

344 

30 
W 

10 

t _,_ 
Rth6 

"-, 

TELEFUNKEN 

'" "-, 
" RthG 

" "-

TELEFUNKEN 
Rö/V·B2161R 

- i---
- i---

10 
A 1\ 

\ 

1\ 

1\ , 
" ~ 

'" " , 
50 

tcase---II.~ 

Zulässige Verlustleistung 

Ptot = f (tcase) 

J 
W 

oe 
1 

10' 
8 
6 

0,02 

F~ V 0,01 

~O{_ i""" 1"'00....."'-
I--. ~........;: ~ 

100 oe 20 ~o 60 

-UCE --.... -

Erlaubter Arbeitsbereich 

-Ic = f (-UCE) 
tcase ~ 45°C 

11 11 ~l~~i~rlK~ R 

fr=fl 
.!P..=v 

f-- 0,2 ~ ....... ~::::; T 

100 

8 

i"""'- :.""'~~ 
r-- -~ --I- .. .. ~ --..:: ~ ~"" 

6 8 10-3 2 I, 6 8,0-2 2 

Zulässige Impulsbelastbarkeit 

RthG 

v 
tp 

-1- Parameter 

\ 

TELEFUNKEN 
Rö/V·B2168R 

I\-

80 V 



TELEFUNKEN IAUY2S1 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Collector-Reststrom, - UCB = 6V -IeBO 50 flA 

-UCB = 75V -IeBO 0,25 < 1,5 mA 

-UCB = 75 V, tamb=85°C -ICBO 6< 15 mA 

Emitter-Reststrom, -UEB = 24 V -IEBO 0,15 < 1 mA 

-UEB = 24 V, tamb=85°C -IEBO 5< 10 mA 

Collector-Sättigungsspannung -UCEsat 0,25 < 0,5 V 

-IB = 0,6A, -Ic = 6A 

Basis-Sättigungsspannung -UBEsat ~ 1,0 V 

-IB = 0,6A, -Ie = 6A 

Stromverstärkung B 33 > 20 

-UCE = 1,5 V, -Ic = 5A 

Basisspannung -UBE 0,7 < 1,0 V 

-UCE = 1,5 V, -Ie = 5A 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ic = 0,5 A -UCEO ~ 65 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ie = 10 A -UCEO ~ 45 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung, -Ic = 5mA -UCES ~ 80 V 

Collector-Basis-Sperrspannung, -Ic = 5mA -UCBO ~ 90 V 

020164 
345 



IAUY2S1 TELEFUNIEN 

Dynamische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Transit-Frequenz, - UCE = 3 V, -1c = 1 A 

Grenzfrequenz, -UCE = 3 V, -1c = 1 A 

Ausgangskapazität 

- UCB = 6 V, IE = 0, f = 470 kHz 

Basis-Bahnwiderstand 

-UCB = 6V, -1c = 1 mA, f = 470kHz 

Schaltzeiten 

Cob 

Für den Collectorstrom -1c = 5 A, Obersteuerungsfaktor ü = 2 

und bei dem Ausräumstrom IB2 = 100 mA: 

Anstiegszeit tr 

Speicherzeit 

Abfallzeit 

250 

5,5 

300 

7 

10 < 20 

5 < 10 

10 < 15 

kHz 

kHz 

pF 

us 

Jls 

/.lS 

~--------------------~--------------------~ 346 



-JC 

10 

A 

5 

o 

10 

A 

5 

o 

TELEFUNKEN 

TELEFUNKEN 
Rö/V-B 2361 R .--

//' 

V~ ",~ 

~ ~ ~ 

~ 'r 

~ 
W~ / 

....... 

I~ ~ 
IJ / 

~ ~ 
~ 

~ ~,.. 
0,5 1,0 

- tlCE ----.~ 

,/ """,,"I 1 l 
V VJOOmA ~ 250mA -18 = 400mA -" ~ I - r- ~ 
~/ I I -~~ ~ V 200mA

I 

- ~~~-
1-- ----~ 

~ ---~ ~ 150mA 
1--~ ~ -~ I I 

'-~ - I I 

IAUY2S1 

I 
-Ja =400mA 

I 
300mA 

I 

250mA 
I 

200mA 
I 

150mA-

I 
100mA 

I 
I 

50mA_ 
I 

25iA-

f,5V 

Ausgangskennlinien 

-Ic = f (-UCE) 
-18 = Parameter 

tamb = 25 oe 

TELEFUNKEN 
Rö/V-B 2362 R 

~ ~ ~ 

:'r~--,.",.--

-- ---C---_ 

,- -
25mA 

OmA 

10 20 30 40 50 

-tl
CE 

----- - - ~ 

lL 50mA __ ---

-' ~ 

60 
'" ~ 

70 80V 

Ausgangskennlinien 

-Ic = f (-UCE) 
-18 = Parameter 

tamb = 25 oe 

.. 030-1-65------------. -------------.. 
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IAUY2S1 

348 

-18 

500 
mA 

1,00 

200 

100 

0 

70 

60 

t 50 

I 1f0 

8 
JO 

20 

10 

o 
0,01 

TELEFUNKEN 
RölV-B 2363 R 

0,1 

TELEFUNKEN 

, , , 
I , 

I1 
11 

-UCE =1,5V J 
1 
I 
I 

17 
11 

J 
I 

I 

/ 

l/ 
'/' 

~ 
L.,....ol""'" 

-~I""" 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 IV 

-USE ~ 
-IB f (-UBE) 

-UCE 1,5V 

Eingangskennlinie tamb 25°C 

TELEFUNKEN 
Rö/V -B 2364 R 

1"oIIj..- j..- "" 
~~ 
~ 

-UCE =1,5V ""'Iiiii; 
~ 

~ 
"'~ 

,,~ 

0,1 1 10A 

B f (-Ie) 
-UCE 1,5V 

Collector-Basis-Stromverhöltnis tamb 



-le80 

040165 

20 

mA 

10 

TELEFUNKEN 

TELEFUNKEN 
Rö!V·B2365R 

/ 
/ 

~ 

i , 
~ 

/ , V , 
/ / 

/ / 
"I., 

/ j 
/ 

~UC8=75V / 
/ I / 

1 / 
~ / 

I' / , 
/ 

/ 

I 
V 

0,1 0 50 100 oe 

Temperaturabhöngigkeit des Reststromes 

-ICBO = f (ti) 

-UCB = 75V 

IAUY2S1 
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AUZ 11 
Germanium 
pnp-

, E L E FUN K E N AUZ 11 D 

Flächentransistor 

Vorläufige technische Daten 

Gleichstrom-Meßwerte 

Stromverstärkung 
tamb = 25°C 

-UCE = 1 v, -Je = 0,5 A 

-UCE = 1 v, -Je = 1 A 

Restströme 
tamb = 25°C 
Collectorreststrom, - UCB = 50 V 

Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCB = 50 V 
Emitter-Basis kurzgeschlossen 

Emitterreststrom, - UEB = 0,7 V 
Collector offen 

tamb = 70°C 
Collectorreststrom, - UCB = 50 V 

Emitter offen 

Collector-SäHigungsspannung 
tamb = 25°C, -IB = 0,1 A, -Je = 1 A 

Wärme-Innenwiderstand 

8 
8 

-Iebo 

-lek 

-Iebo 

-Iebo 

-UCEsat 

Ritherm 

Lelstungs-SchalHranslstor 

60 > 30 

25 > 18 

20 < 150 

20 < 200 

1,5 < 50 

0,3 < 0,8 

~ 7,5 

flA 

mA 

v 

°C/W 

~-------------~--------------~ mm~ ~1 



AUZ 11 TELEFUNKEN 
AUZ 11 D 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C 

Grenzfrequenz 

-UCE = 6V, -Ic = 0,1 A 

-UCE = 1 v, -Ic = 1 A 

Collectorkapazität 

-UCB = 15V, IE = 0, f = 470 kHz 

Schaltzeiten 

Stromkonstante Einspeisung 
-UCE = 2 v, -Ic = 0,5 A, RGen = 1 kQ 

Anstiegzeit 

Abfallzeit 

Impuls­
Generator 50n. 

Spannungskonstante Einspeisung 

-UCE = 2V, Ic = 0,5 A, RGen = 2 Q 

Anstiegzeit 

Abfallzeit 

Impuls­
Generator 

40fl 

HGen=2fl 

fr 
fr 

Cob 

+ 

+ 

AUZ 11 

3,5 > 3 

1,5 > 1,2 

35 < 60 

AUZ 11 

7 < 14 

5 < 10 

lH2 

AUZ 11 

AUZ 11 0 

2,5 > 2 

1,1 > 0,9 

35 < 60 

AUZ11D 

10 < 20 

10 < 20 

MHz 

MHz 

pF 

~s 

~s 

Meß-Schaltung 

AUZ11D 

4 < 8 7 < 14 ~s 

~s 0,8 < 1,6 1,2 < 2,4 

Meß-Schaltung 

~-------------------------~--------------------------~ 352 



TELEFUNKEN AUZ 11 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter, 
RBE = 1 kQ 

Spannung zwischen Collector und Emitter 
bei offener Basis, -Ic = 1 A 

Spannung zwischen Collector und Basis 
bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis 
bei offenem Collector 

Collectorstrom 

Collectorspitzenstrom 
tav < 2 ms 

Basisstrom 

Basisspitzenstrom 
tav < 2 ms 

Emitterstrom 

Collector- + Emitter-Verlustleistung 
tGehäuse ~ 30°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagerungstemperatur 

Zubehör 
Befestigungsflansch 

Lager-Nr.30513 

Isolierscheibe (Oval) 
Lager-Nr.30508 

Isolierscheibe (Rund) 
Lager-Nr.30514 

Befestigungsflansch (Metall) 
Lager-Nr.30511 

Isolier-Ring 
Lager-Nr.30512 

-UCER 

-UCEo 

-UCBo 

-UEBo 

-Ic 

-Icsp 

-IB 

-IBsp 

IE 

PC+E 

tj 

tL 

AUZ 11 D 

50 V 

20 V 

50 V 

0,7 V 

1 A 

1,5 A 

100 mA 

200 mA 

1,1 A 

6 W 

75 oe 
-45 ••• +75 °C 

Abmessungen 

E griine Isolation 
B gelbe Isolation 
e blanker Draht 

Collector mit Gehäuse verbunden 

Gewicht: max. 12 9 

~-------------------------~------------------------~ 020164 KIN 
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AUZ 11 TELEFUNKEN 
AUZ 11 D 

THEFUNKEN 

, 10 1 
TV

'818'" 

1 
~ 
Oe 

4 

_1_ 
10 0 

Rithel'm 6 

~ t;:V=0,01 
1402 -- ...... 

(405 - 1o'O:~ 

0,1 r-~ ~~ ~ ~ 
cO,2 

- .... 
" 

i"o 

"'" 
2 

.... ~~ 
~ 1000.. 

10-1 

10-5 2 4. 6 8 10-4. Z " 6 8 10-3 2 4. 6 8 10-2 2 

tp----I~~ 

Ritherm 

v Parameter 
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Silizium , E L E FUN K E N 
BSY19 
(2 N 708) 

npn-
Epitaxial-Planar-Transistor 

Für schnelle Schalter und HF-Verstärker. 

Abmessungen 
Maße in mm 

c 
'& 0591 

HF- und SchalHranslstor 

t-.Et ) 
15J. t min.3l'5------1 Gewicht. max.O,5g 

B~ 
E 

Collector mit Gehäuse verbunden 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung UCBO 

Collector-Emitter-Spannung mit RBE ~ 10 Q UCER 

Collector-Emitter-Spannung UCEO 

Emitter-Basis-Spannung UEBO 

Collectorstrom Ic 

Verlustleistung Ptot 

bei tamb = 45°C Ptot 

Sperrschichttemperatur tj 

Lagertemperatur tstg 

Wärmewiderstand RthU 

Wärme-Innenwiderstand RthG 

w 

'" ~2 
~ , 

" I'.. i 
...... ""'" 

'" -- 1 ~ ---~ ~ -r--~ """"", ---~ o 100 200 ·e 
tomb -----.-

Normgehäuse JEDEC TO 18 

40 V 

20 V 

15 V 

5 V 

200 mA 

siehe Diagramm 

320 mW 

200 °C 

-65 ••• +300 °C 

0,48 °C/mW 
145 °CjW 

PC+E = f (tamb) 

in ruhender Luft 

2 thermischer Kurzschluß 
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BSY19 
(2 N 708) 

Statische Kenndaten 

TELEFUNKEN 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. 
Collector-Reststrom, UeB = 20 V leBo 

Collector-Reststrom, UeB = 20 V, tj = 150°C leBo 

Collector-Reststrom, IcEV 

UeE = 20 V, UBE = 0,25 V, tamb = 125°C 

Emitter-Reststrom, UEB = 4V IEBO 

Collector-Sättigungsspannung 

le = 10 mA, I B = 1 mA UeEsat 

le = 7 mA, IB = 0,7 mA, tamb= -55 ... + 125°C UeEsat 

Basis-Sättigungsspannung 

le = 10mA, IB = 1 mA UBEsat 0,72 

le = 7 mA, IB = 0,7 mA, tamb = -55°C UBEsat 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

UeE = 1 V, le = 0,5 mA B 15 

UeE = 1 V, Ic = 10 mA, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 B 30 

UeE = 1 V, le = 10 mA, tamb = -55°C B 15 

Collector-Basis-Sperrspannung, le = 1 ~A UeBo 40 

Collector-Emitter-Sperrspannung Ue!R 20 

le = 30 mA, RBE = 100, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 

Collector-Emitter-Sperrspannung UeEo 15 

le = 30 mA, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 

Emitter-Basis-Sperrspannung, IE = 10 ~A UEBO 5 

356 

Max. 
25 nA 

15 ~A 

10 ~lA 

0,1 ~A 

0,4 V 

0,4 V 

0,8 V 

0,9 V 

120 

V 

V 

V 

V 



020165 

TELEFUNIEN 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Transit-Frequenz, UCE = 10 V, Ic = 10 mA 

Collectorkapazität, UCB = 10 V, Ic = 0 

Basis-Bahnwiderstand 

UCE = 10 V, Ic = 10 mA, f = 300 MHz 

Schaltzeiten 
Ei nschaltzeit 

bei IB1 = 3 mA, IB2 = 1 mA, Ic = 10 mA 

Ausschaltzeit 
bei IB1 = 3 mA, IB2 = 1 mA, Ic = 10 mA 

Cob 

ton 

toff 

Min. Max. 

BSY19 
(2 N 70S) 

300 MHz 

6 pF 

50 Q 

< 40 ns 

< 70 ns 

2700 Oszillograph 

+-
3V 

Meßschaltung für die Ein- und Ausschaltzeit 

357 



BSY19 
(2 N 708) 

Speicher-Zeitkonstante 

TELEFUNKEN 

bei Ic = 10 mA, 181 = 182 = 10 mA 

+6V 

u1 -10V 0 ~ __ 

-H 

< 25 

11
llO% 

~----+---~------------

A 

+ -
l1V 

+ -
10V 

Meß-Schaltung für Speicher-Zeitkonstante 

Oszillograph 

ns 

~--------------~--------------~ 358 'V' 



Silizium , E L E FUN K E N 
BSY21 
(2 N 914) 

npn-
Epitaxial-Planar-Transistor SchalHranslstor 

Für schnelle Schalter. Der Transistor ist von sehr kleinen Strömen 
bis zu max. 500 mA einsetzbar. 

Abmessungen 
Maße in mm 

c 

B~ 
E 

min.3~5 • Gewicht: max. 0,5 9 

Collector mit Gehöuse verbunden 

Grenzdaten 
Collector-Basis-Spannung UCBO 
Collector-Emitter-Spannung mit RBE;:;;;; 10 Q UCER 
Collector-Emitter-Spannung UCEO 
Emitter-Basis-Spannung UEBO 
Collectorstrom Ic 

Verlustleistung Ptot 

bei tomb = 45°C Ptot 
Sperrschichttemperatur tj 

Lagertemperatur tstg 

Wörmewiderstand RthU 
Wörme-Innenwiderstand RthG 

w~--c~~---r--.--.---.--.--.---.--. ,2 

---- "'", 

o IOD 200 oe 

tomb ---. 

Normgehöuse JEDEC TO 18 

40 V 
20 V 
15 V 
5 V 

500 mA 

siehe Diagramm 

320 W 
200 °C 

-65 ... +300 °C 

0,48 °C/mW 
145 °C/W 

PC+E = f (tomb) 
in ruhender Luft 

2 thermischer Kurzschluß 

.. 01-01-65-------------. --------------35-'9 



BSY21 
(2 N 914) 

Statische Kenndaten 

TELEFUNIEN 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. 
Collector-Reststrom, UCB = 20 V IeBO 

Collector-Reststrom, UCB = 20 V, tj = 150°C IeBO 

Collector-Emitter-Reststrom IeEV 
UCE = 20 V, UBE = 0,25 V, tj = 125°C 

Emitter-Reststrom, UEB = 4 V IEBO 

Collector-Sättigungsspannung 

Ic = 200 mA, I B = 20 mA UCEsat 
Ic = 1 ... 20 mA, Ic = 10.IB, tamb=-55 ... +125°C UCEsat 

Basis-Sättigungsspannung UBEsat 0,7 

Ic = 10 mA, I B = 1 mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis 
UCE = 1 V, Ic = 10 mA, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 B 30 
UCE = 1 V, Ic = 10 mA, tamb = -55°C, 

tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 B 12 
UCE = 5 V, Ic = 500 mA, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 B 15 

Collector-Basis-Sperrspannung, Ie = 1 flA UCBO 40 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCER 20 
Ic = 30 mA, RBE = 10 Q, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCEO 15 
Ic = 30 mA, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 

Emitter-Basis-Sperrspannung, JE = 10 flA UEBO 5 

Max. 
25 nA 

15 flA 

10 flA 

0,1 flA 

0,7 V 
0,25 V 

0,8 V 

120 

V 

V 

V 

V 

----------------.----------_ .... 
360 



TELEFUNIEN BSY21 
(2 N 914) 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Transit-Frequenz, UeE = 10 V, le = 20 mA 

Ausgangskapazität, Ues = 10 V, IE = 0 

Eingangskapazität, UES = 0,5 V, le = 0 

Schaltzeiten 

Ei nschaltzeit 

bei le = 200 mA, ISl = IS2 = 40 mA 

Ausschaltzeit 

bei le = 200 mA, ISl = IS2 = 40 mA 

+12Vfl 

Speicher-Zeitkonstante 

bei Ic = ISl = IS2 = 20 mA 

-svU 

fr 

Cob 

Cib 

ton 

toff 

'ts 

Min. Max. 

300 MHz 

6 pF 

9 pF 

Max. 

40 ns 

40 ns 

Meß-Schaltung 

für Ein- und Ausschaltzeit 

Max. 

20 ns 

Meß-Schaltung 

für Speicher-Zeitkonstante 

~-------------------------------~------------------------------~ 020165 
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BSY 21 
(2 N 914) 

TELEFUNKEN 

362 

I c 

60 
mA 

50 

20 

10 

6 
mA 

60 
mA 

so 

I I 
I,-lmA Q8mA 

('f-r-
I--I--l-r--~ - ....... I-

_r--I-1--

loo-

.7 

~)o,J9~A 
... 

~I--'''''' j..-o 0,081~~ 
,.... 

j....ol--' 
1-.... ~ O,07mA 

~ 0.'06 .... 
~I-"'" j..-o j..-o ..... 1/ '1/O,OSmA 

o.O'mA 
.... 1-~I-I- 1,..0 I--"io'" I) If O,(J3f!!A 

_I-1-1-1-"" V IJ I]~~~~~ 
j....o I-+--- I-'" 11 1 l1~01nA 

..... j....ol--"V 11 

~r-~ 1--"1'" j\ 1\ 
..... !--'v U I\. 

_I--' 
l\ 

10 1S 20 

IB-SmA 10mA 20mA 30mA .omA 

'1 '/SOmA 11 1 
11 I/ 11/ 

11 I J 'I 1 
11 I j ~J 

r ~ 
30 

20 

10 

o 
Q6 

) 

V" 
0,7 

V 
1I IJ 

j 1I 
I 

j 

0,8 

11 J IJ 
11 11 I J 

J 
I LIL 

1/ 1/ 
Li 111 

Q9 1,1 

UBE • 

~~~~~~~~~~ 

I I 
d6~-
j.......r-' 

1 1 
J,. ~A-
~ 

I I 
1 1 
Q2m!-

I I 
1 1 

10 V 

~~~~~~~9~ ~ 

25 V 

~!~~~79~~ 

1,2 V 

• 

Ausgangskennlinien 

le f (UeE) 
18 Parameter 

tamb 25 oe 

Ausgangskennlinien 

le f (UeE) 
18 Parameter 

tamb 25 oe 

Spannungs-Steuerkennlinien 

Ic f (U8E) 
18 Parameter 

tamb 25°e 



TELEFUNKEN BSY 21 
(2 N 914) 

140 TELEFUNKEN 
RO/V-81973 R 

120 
tamb=125 oe 

I 
100 ~ r-- ... --- ~ 100 oe ~ 

80 
,...1-' ~ 

",'" '" ~ ,.". ~ -
B ~ 

~ ~~ "' "'IIIIi:: ~~ 60 1 '" ..,.,. .... ........ '~ r"~ ~~ 
~ - ......~ ... 

40 ---- ... ~ - -55 oe -... ... ~ ""' .... I'--. 
~ - -r---... 

20 .---.... ........ 
.... 1"-

~~ 

0 
0,1 0,2 0,4 0,60,8 1 2 4 6 810 20 40 60 80100 mA 

Ie • B = f (Ie) 
tamb = Parameter 

Collector-Basis-Stromverhältnis UCE = 1 V 

7 TElEFUNKEN 

pF Rö/V·B 1972 R 

6 ----r--~ 

r 
.... ~ 

~ I"'--.... 
5 ........... ........ 

i"""~ .. ~ 
4 .............. ~ 

C,. 
3 

.... r-... 
1'00.. 

Z 

1 

0 
0,1 0,2 0,4 0,60,81 2 ""- 6 8 10 20 40 60 80 100 V 

U" • Cob = f (UCB) 
tamb = 25°C 

Collector-Kapazität f = 350 kHz 
IE = 0 

I 
0301~ • 363 



BSY 21 
(2 N 914) 

r 

0,7 
V 

0,6 

o,S 

0/1-

UCEsat 03 , 

r 
UOE sat 

0,2 

0,1 

0 

1,2 
V 

1,1 

0,9 

0,8 

O? 

0,6 
o 

TELEFUNIEN 

I I I I 
Ie = 100 mA-

-~ 
~ i-"""" 

~ -~ 

~ ~ 
I 

l."...o- SOmA 

-~ ~- --+-t- i-""" 

... ~ ~ ...-~ 20mA_ ~ -~ ~ 
...... ...- ~ ~ ~ ::: ~ -- ...- -

... ...-i-""" ~- -- ...-t:: ::: ~ === Pr~~1mA 
~ ...- 10mA 

...-...... ::---

10 20 30 4-0 

Collector-Sättigungsspannung 

UCEsat 

Ic 
tamb 

Ie=100mA 

~ r--..""" ........ ........ ........ 
SOmA ........ 

~ ~ .. I"--.. 

1:-r-. r-. ~ r-. ...... ...... ~ ~ 

TelE FUNKEN 
Rö'V-B 1974 R 

-~~ 

...-

...---
~ ~ 

.-...-~ -

so 
f (Ic/Is) 
Parameter 
25°C 

rElEFUNKEN 
Rö'V-B 1969 R 

-r--
20mA 

......... -~ :-. 
.JO mA 

11 ~A - 1 

10 20 30 

Basis-Sättigungsspannung 

4-0 

USEsat 

Ic 
tamb 

""'-

SO 

f (Ic/Is) 
Parameter 
25°C 

~-------------------------~--------------------------~ 364 



I 
l e80 

hBO 

040i64 

TELEFUNIEN 

10 5 
TELEFUNKEN 

nA Rö!V -B 1975 R 

r'-eBO tT 
104- / 

IJ 

/ 
10 3 / 

10 2 

/ hBo-rr / 

.J 

/ / 
101 / ~, 

I 

./ 
/ ..... v 

10 0 / V 

"" / / 
10-1 / V 

"" ,/ 

10-2 

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 oe 

Temperaturabhängigkeit der Restströme 

ICBO, IEBO = f (tamb) 

UCB = 20 V 
UEB = 4 V 

BSY 21 
(2 N 914) 

365 



BSY 21 
(2 N 914) 

366 

60 
fls 

50 

~O 

30 
ttlll 

ZO 

10 

o 

60 
flS 

50 

r : 
t,ff 

ZO 

10 

o 

TELEFUNIEN 

~~~~~~9~~~ 1~0~~ 1e-50mA """'" --~~ 
~ 

", 
~ ~ ~ ~ -~ ~~ ~ " ~ 

""",.""" ., 
V",. ~~ J'" ~ 

/ ,/ 
~ ~ 1/ 

V / / 
~ 

I ~, v 
/ / '" , 

/ 
/ I 
/ 

5 10 15 ZO 

Einschaltzeit 

r- 1e-ZOOmA 

~ I I 
'\ JoomA 

~ I' '" ~ ""' "-" ....... 
50~' ........ ....... 

........ ...... 
~ 

c-- , ....... I""'-....... i""-- --r-r-r-
"""" -....... r- r-~ 

r- ...... --
5 10 15 ZO 

1e/l" • 

200mA 
.---~ 

25 

ton = f (IC/lBl) 
Je = Parameter 

tamb = 25 oe 

TElEFUNKEN 
RÖ/V·B 1971 R 

25 

toff = f (IC/lBl) 
Je= Parameter 

Ausschaltzeit tamb = 25 oe 

• 



BSY44 

Silizium 
npn-

TELEFUNKEN (2N1613) 

Planar-Transistor HF- und Schalttransistor 

Für schnelle Schalter und HF-Verstärker. 

Abmessungen 
Maße in mm 

c I~ O,S!i1 

L Ja-' / 

~, 11------
t J ~6 L min. 37,5 ~ Gewicht: max.l,59 

Normgehäuse JEDEC TO 5 

E 

Collector mit Gehäuse verbunden 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 
Collector-Emitter-Spannung mit RBE ~ 10 Q 

Emitter-Basis-Spannung 

Verlustleistung 
bei tamb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 
Wärme-Innenwiderstand 

3 
W "" ~ 2 

"- f". 

" " "',,-
" ~ 

"" " -~ ~'" r--"'- " r--~ ---D TOO 

UCBO 
UCER 
UEBO 

Ptot 
Ptot 
tj 
tstg 

RthU 
RthG 

~ 
~ 

200·e 

75 V 
50 V 
7 V 

siehe Diagramm 
0,7 W 

200 °C 
-65 ••• +300 °C 

0,22 °C/mW 
59 °C/mW 

PC+ E = f (tamb) 
in ruhender Luft 

2 thermischer Kurzschluß 

~Ol-01-65--------------------------~--------------------------~ 367 



BSY44 
(2 N 1613) 

Statische Kenndaten 

TELEFUNIEN 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25 oe (falls nicht anders angegeben) 

Min. Typ. 

Collector-Reststrom, UCB = 60 V ICBO 0,9 

Collector-Reststrom, UCB = 60 V, tamb = 150°C ICBO 0,3 

Collector-Sättigungsspannung UCEsat 0,7 

Ic = 150 mA, I B = 15 mA 

Basis-Sättigungsspannung UBEsat 0,95 

Ic = 150 mA, I B = 15 mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

UCE = 10V, Ic = 0,1 mA B 20 50 

UCE = 10V, Ic = 10mA B 35 105 

UCE = 10V, Ic = 150mA, tp~O,3ms, V=0,02 B 40 95 

UCE = 10 V, Ic = 500 mA, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 B 20 

UCE = 10V, Ic = 10 mA, tamb = -55°C B 20 45 

Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 0,1 mA UCBO 75 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCER 50 

Ic = 100 mA, RBE = 10 Q, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 

Emitter-Basis-Spannung, IE = 0,1 mA UEBO 7 

Max. 

10 nA 

10 !!A 

1,5 V 

1,3 V 

120 

V 

V 

V 

~-------------------------~------------------------~ KIN 
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TELEFUNKEN 

Dynamische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 
Min. 

Transit-Frequenz, UCE = 10 V, Ic = 50 mA fr 60 

Collectorkapazität Cob 

UCB = 10 V, IE = 0, f = 1 MHz 

Rauschmaß F 

UCE = 10V, Ic = 0,3 mA 

f = 1 kHz ± 50 Hz, RG = 510 Q 

Stromverstärkungsfaktor 

UCE = 5 V, Ic = 1 mA, f = 1 kHz hfe (ß) 30 

UCE = 10 V, Ic = 5 mA, f = 1 kHz hfe (ß) 35 

Eingangswiderstand hib 

UCB = 10 V, Ic = 5 mA, f = 1 kHz 

Spannungsrückwirkung hrb 

UCB = 10 V, Ic = 5 mA, f = 1 kHz 

Ausgangsleitwert hob 

UCB = 10 V, Ic = 5 mA, f = 1 kHz 

BSY44 
(2 N 1613) 

Typ. Max. 
MHz 

14 25 pF 

12 dB 

100 

112 150 

6 Q 

1,3 ·10-· 

0,23 f-lS 

~02-01-65------------------------~--------------------------~ 369 
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mA 
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200 

100 
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mA 

50 

o 

TELEFUNKEN BSY44 
(2 N 1613) 

18=90 mA ./ ...... ~ ~"70 mA I ITElEFUNKEN 

V I Rö/V·B 1949 R 

./ .... ,.,... .... 100 SOmA 
k"': ./ ~ "40mA 

f""" "".. .,. ~ 
~ 30mA ~ " ~ ~ - --f---

V" .JII' " .,." ". ,.... 20mA 
~ ./ ~ '" ....... ~ 

./ ./ ".",- / .,." ~ 
// ./ V- ~ ....... ~ -10mA 
./ ./ ".",- / .... ~ ~ I 

/~ ~ V ./ V- ~ i--"" +-V V ./ ".'r' /~ -". i 
r--

1./ ./ ". l/ ~ _ .. -+-r--
I. .// " ~ 

L ~ V' " V ,"" V- I I 
J'./ V V'" 1 

IJ/ 
r.. 

" f./ 
I 
I 
I 

1 2 3 SV 

Ausgangskennlinien 

le f (UeE) 
18 Parameter 

tamb 25 oe 

~18-0,7mA I TElE FUNKEN 

~~ ~ 
Rci/V·B 1~4B R 

I 1 

". ~ ~ o,SmA 
-~ 

,.",. ~~ 

I~ ~ 
~ ,.",. ~ 

o,~ mA ..-..-~ -~ 
~ ~ - ~ ~ 

1 I 

.,-~ 
-~ 

..-~ o,/"mA -- ~ 
--r--I-

,...~ ~ 
I-- i--"'" o,3mA -~ -~ ~~ ~"" - ~ /o,ZmA 10--- ~ 1-;---..-~ o,1mA 

i.-- / 
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I 

10 20 30 /"0 50V 

UCE ----I~. Ausgangskennlinien 

le f (UeE) 
18 Parameter 

tamb 25°e 
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BSY 44 
(2 N 1613) 

1 
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TELEFUNKEN 
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lV 

Eingangskennlinie 

Is f (USE) 
UCE 5V 

tamb 25°C 
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mA 
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50 

o 

TELEFUNIEN BSY 44 
(2 N 1613) 

IB =:220 mA ./ ~ ~ ~ ..",. ~40m~r--
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Ausgangskennlinien 

le f (UeE) 
18 Parameter 

tamb 100 oe 
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j 
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Ausgangskennlinien 

le f (UeE) 
18 Parameter 

tamb 100 oe 
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BSY 44 
(2 N 1613) 
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Ic f (UCE) 
18 Parameter 

tamb -55 oe 

~ 10 ==~4-mA 
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TELEFUNIEN 
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BSY44 
(2 N 1613) 

TELEFUNKEN 
Rö!V·81956 R 

2V 

Eingangskennlinie 

IB = f (UBE) 
UCE = 5 V 

tamb = -55°C 

TELEFUNKEN 
Rö!V·81957 R 

...... 

60 80 100 V 

Ausgangskapazität 

Cob = f (UCB) 
Ic = 0 
f = 1 MHz 

tamb = 25°C 
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BSY 44 
(2 N 1613) 
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BSY45 
Silizium 
npn-

, E L E FUN K E N (2 N 1893) 

Planar-Transistor 

Für schnelle Schalter 

Abmessungen 
Maße in mm 

c 

E 

Collector mit Gehäuse verbunden 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung mit RBE ~ 10 Q 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Verlustleistung 

bei tamb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 

Wärme-Innenwiderstand 

3 
W 

t ' 
'C+E 

"-
'- 2 

"-

-~ 

f'... 

'" "-
"-
"-
~ 
~ 

r--. ""'- ---
100 

UCBO 

UCER 

UCEO 

UEBO 

Ptot 

Ptot 

tj 

tstg 

RthU 

RthG 

"' ~, "-........ '" --... ~ 

HF- und Schalttransistor 

Gewicht: max. 1,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 5 

120 V 
100 V 
80 V 
7 V 

siehe Diagramm 

0,7 W 

200 °C 

-65 •.• +300 °C 

0,22 °C/mW 

59 °C/W 

PC+E = f (tamb) 

in ruhender Luft 

2 thermischer Kurzschluß 

.. 01-01-65-------------. --------------.... 
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BSY45 
(2 N 1893) 

Statische Kenndaten 

TELEFUNKEN 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. 

Collector-Reststrom, UC8 = 90 V 1c80 

Collector-Reststrom, UC8 = 90 V, tamb = 150°C 1c80 

Emitter-Reststrom, UE8 = SV IE80 

Collector-Sättigungsspannung 

Ic = 150 mA, 18 = 15 mA UCEsat 

Ic= 50 mA, 18 = 5mA UCEsat 

Basis-Sättigungsspannung 

Ic = 150 mA, 18 = 15 mA U8Esat 

Ic= SOmA, 18 = 5mA U8Esat 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

UCE = 10V, Ic = 0,1 mA B 20 

UCE = 10V, Ic = 10 mA, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 B 35 

UCE = 10 V, Ic = 150 mA, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 B 40 

UCE = 10V, Ic = 10 mA, tamb = -55°C B 20 

tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 

Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 0,1 mA UC80 120 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCER 100 

Ic = 100 mA, R8E = 10 Q, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCEO 80 

Ic = 30 mA, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 

Emitter-Basis-Spannung, IE = 0,1 mA UEBO 7 

Max. 

10 nA 

15 flA 

10 nA 

5 V 

1,2 V 

1,3 V 

0,9 V 

120 

V 

V 

V 

V 

--------------.---------_ ....... 382 



TELEFUNKEN BSY45 
(2 N 1893) 

Dynamische Kenndaten 
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Min. Typ. Max. 

Transit-Frequenz fr 50 MHz 

UCE = 10V, Je = 50mA 

Collectorkapazität Cob 15 pF 

UCB = 10 V, IE = 0, f = 1 MHz 

Eingangskapazität Cib 85 pF 

- UEB = 0,5 V, Je = 0 

Stromverstärkungsfaktor 

UCE = 5 V, Je = 1 mA, f = 1 kHz hfe (ß) 30 100 

UCE = 10 V, Je = 5 mA, f = 1 kHz hfe (ß) 45 

Eingangswiderstand 

UCB = 5 V, Je = 1 mA, f = 1 kHz hib 20 30 g 

UCB = 10 V, Je = 5 mA, f = 1 kHz hib 4 8 g 

Spannungsrückwirkung 

UCB = 5 V, Ic = 1 mA, f = 1 kHz hrb 1/25.10-4 

UCB = 10 V, Je = 5 mA, f = 1 kHz hrb 1/5 10-4 

Ausgangsleitwert 

UCB = 5 V, Je = 1 mA, f = 1 kHz hob 0,5 j.tS 

UCB = 10V, Ic = 5 mA, f = 1 kHz hob 0,5 j.tS 

J 
020165 • 383 





Silizium , E L E FUN K E N 
BSY46 
(2 N 2193) 

npn-
Epitaxial-Planar-Transistor 

Vorläufige technische Daten 

Abmessungen 
Maße in mm 

c 

E 

Collector mit Gehäuse verbunden 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Verlustleistung 

bei tomb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Wärmewiderstand 

Wärme-Innenwiderstand 

3 
W 

"'-
i'... , 

""'--. 

"'-

UCBO 

UCEO 

UCBO 

Ic 

Ptot 

Ptot 
tj 

tstg 

RthU 

RthG 

" " ""..1 

."-
i'... 

"'" r-- I "'---

HF- und Schalttransistor 

Gewicht: max. 1,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 5 

80 V 
50 V 
8 V 

A 

siehe Diagramm 

0,7 

200 

-65 ... +300 

0,22 

62,5 

PC+E = f (tomb) 
in ruhender Luft 

W 

°C 

°C 

°C/mW 

°C/W 

t-- ...... -~ 2 thermischer Kurzschluß 
100 2eo 'C 

tQmb~ 

+w ~Ol-01-65---------------------------- ~EN ------------------------------.. 
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BSY46 TELE FU N KE N 
(2 N 2193) 

Statische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 
Min. Typ. Max. 

Collector-Reststrom, UCB = 60 V ICBO 0,8 10 nA 

Collector-Reststrom, UCB = 60 V, tamb = 150°C ICBo 0,5 25 ~A 

Emitter-Reststrom, UEB = 5V IEBO 50 nA 

Collector-Sättigungsspannung UCEsat 0,15 0,35 V 

Ic = 150mA, IB = 15mA 

Basis-Sättigungsspannung UBEsat 1,3 V 

Ic = 150 mA, IB = 15 mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

UCE = 10V, Ic = 0,1 mA B 15 40 

UCE = 10V, Ic = 10mA B 30 100 

UCE = 10 V, Ic = 150 mA, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 B 40 75 120 

UCE = 10 V, Ic = 500 mA, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 B 20 42 

UCE = 10 V, Ic = 1000 mA, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 B 15 22 

UCE = 10V, Ic = 10 mA, tamb = -55°C B 20 45 

Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 0,1 mA UCBO 80 V 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCEO 50 V 

Ic = 25 mA, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 

Emitter-Basis-Spannung, IE = 0,1 mA UEBO 8 V 

N 

386 • 



020165 

TELEFUNIEN 

Dynamische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Transit-Frequenz 

UCE = 10V, Ic = 50mA 

Collectorkapazität 

UCB = 10 V, IE = 0, f = 1 MHz 

Stromverstä rku ngsfa kto r 

UCE = 10 V, Je = 5 mA, f = 1 kHz 

Eingangswiderstand 

UCB = 10 V, Ic = 5 mA, f = 1 kHz 

Spannungsrückwirkung 

UCB = 10V, Je = 5mA, f = 1 kHz 

Ausgangsleitwert 

UCB = 10V, Ic = 5mA, f = 1 kHz 

Schaltzeiten 

gemessen in nachstehender Schaltung 

Anstiegszeit 

Speicherzeit 

Abfallzeit 

lkD 

h 

Cob 

hfe (ß) 

hib 

hrb 

hob 

tr 

ts 

tf 

-IV 

Meß-Schaltung 

• 

Min. 

50 

BSY46 
(2 N 2193) 

Typ. Max. 

MHz 

20 pF 

94 

6 Q 

0,87.10-4 

0,17 lAS 

70 ns 

150 ns 

50 ns 

387 
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(2 N 2193) 
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BSY46 TELEFUNKEN 
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Silizium , E L E FUN K E N 
npn-
Epitaxial-Planar-Transistor 

Abmessungen 
D,5ft' 

Maße in mm 
lS. 

C ~ ~'t / 
B ~ ~jt E J. min.3~5 

BSY70 
(2 N 706) 

Schalltransistor 
für sehr schnelle Schalter 

I 
I 

J Gewicht: max. 0,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 18 

Der Collector ist mit dem Gehäuse verbunden 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung -UCBO 25 V 

Collector-Emitter-Spannung mit RBE ~ 10 Q -UCER 20 V 

Em itter-Basis-Spa n nun 9 -UEBO 3 V 

Verlustleistung 

bei tamb = 45°C Ptot 260 mW 

bei tamb ~ 25°C Ptot 300 mW 

bei tease ~ 25°C Ptot 1 W 

bei tease = 100°C Ptot 500 mW 

Sperrschichttemperatur tj 175 °C 

Lagertemperatur tstg -65 ... +300 °C 

Wärmewiderstand RthU ~ 0,5 °C/mW 

Wärme-I nnenwiderstand RthG ~0,25 °C/mW 

010165 
397 



BSY70 
(2 N 706) 

TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Collector-Reststrom, UCB = 15 V 

UCB = 15V, tamb=150oC 

Collector-Sättigungsspannung 

I C = 10 mA, I B = 1 mA 

Basis-Sättigungsspannung 

le = 10 mA, IB = 1 mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

UCE = 1 V, Ic = 10 mA 

Collector-Basis-Sperrspannung, Je = 0,1 mA 

Collector-Emitter-Sperrspannung 

1 C = 10 mA, RBE ~ 10 Q 

Emitter-Basis-Sperrspannung, IE = 0,1 mA 

Dynamische Kenndaten 
bei tamb = 25°C 

Transit-Frequenz, UCE = 15 V, IE = 10 mA 

Collectorkapazität, UCB = 10 V, Ic = 0 

Speicherzeitkonstante 

bei Je = 10 mA, IB1 = IB2 = 10 mA, 

Ucc = 10 V, RL = 1 kQ 

ICBO 

ICBO 

UCEsat 

UBEsat 

B 

UCBO 

UCER 

UEBO 

Cob 

~ 0,5 

~ 30 

~ 0,6 

~ 0,9 

~ 20 

~ 25 

~ 20 

~ 3 

~ 200 

~ 6 

~ 60 

!lA 

!lA 

V 

V 

V 

V 

V 

MHz 

pF 

ns 

~------------------------~------------------------~ KIN 
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Silizium 
npn-

TELEFUNKEN 
BSY71 

(2 N 1711) 

Planar-Transistor Schalttransistor 

Für schnelle Schalter und HF-Verstärker mit hohem Collector-Basis-Stromverhältnis 
über einen groBen Strom bereich. 

Abmessungen 
Maße in mm c 

E 

Gewicht: max. 1,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 5 

Der Collector ist mit dem Gehäuse verbunden. 

010165 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 
Collector-Emitter-Spannung mit RBE ~ 10 Q 

Collector-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 

Verlustleistung 
bei tamb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur f 

Wärmewiderstand 
Wärme-Innenwiderstand 

3 
W 

t 1 

"-

-

~ 2 

'" r"-. '" '" 
~ 

~ 

'" 
-r--., "--

100 

"" "-

---
tamb~ 

'" "'-,,-

'" I"--. --... ~ ~ 

UCBO 

UCER 
UCEO 

UEBO 

Ptot 

Ptot 
tj 

tstg 

RthU 

RthG 

200°C 

75 
50 
28 
7 

v 
V 
V 
V 

siehe Diagramm 
0,7 W 
200°C 

-65 ... +300 °C 

0,22 
59 

°C/mW 
°C/W 

PC+E = f (tamb) 
in ruhender Luft 

2 thermischer Kurzschluß 

399 



BSY71 
(2 N 1711) 

Statische Kenndaten 

TELEFUNKEN 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 
Min. Typ. 

Collector-Reststrom, UCB = 60 V IeBO 0,9 

Collector-Reststrom, UCB = 60 V, tamb = 150°C IeBO 0,3 

Emitter-Reststrom, UEB = 5V IEBO 

Collector-Sättigungsspannung UCEsat 0,7 

Ic = 150 mA, IB = 15 mA 

Basis-Sättigungsspannung UBEsat 0,95 

Ic = 150 mA, I B = 15 mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

UCE = 10 V, Ic = 0,01 mA B 20 

UCE = 10V, Ic = 0,1 mA B 35 

UCE = 10V, Ie = 10 mA, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 B 75 

UCE = 10 V, Ic = 150 mA, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 B 100 160 

UCE = 10 V, Ie = 500 mA, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 B 40 

UCE = 10 V, Ic = 10 mA, tamb = -55°C B 35 80 
tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 

Collector-Basis-Sperrspannung, Ie = 0,1 mA UCBO 75 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCER 50 

Ic = 100 mA, RBE = 10 Q, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCEO 28 

Ic = 30 mA, tp ~ 0,3 ms, V =0,02 

Emitter-Basis-Spannung, IE = 0,1 mA UEBO 7 

Max. 
10 nA 

10 ~A 

5 nA 

1,5 V 

1,3 V 

300 

V 

V 

V 

V 

~-----------------------~----------------------~ 400 



TELEFUNKEN 

Dynamische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 
Min. 

Transit-Frequenz fr 70 

UCE = 10V, Ic = 50 mA 

Collectorkapazität Cob 

UCB = 10 V, IE = 0, f = 1 MHz 

Eingangskapazität Cib 

-UEB = 0,5 V, Ic = 0 

Rauschmaß F 

UCE = 10V, Ic = 0,3 mA 

f = 1 kHz ± 50 Hz, RG = 510 Q 

Stromverstärkungsfaktor 

UCE = 5 V, Ic = 1 mA, f = 1 kHz hfe (ß) 50 

UCE = 10 V, Ic = 5 mA, f = 1 kHz hfe (ß) 70 

Eingangswiderstand 

UCB = 5 V, Ic = 1 mA, f = 1 kHz hib 24 

UCB = 10 V, Ic = 5 mA, f = 1 kHz hib 4 

Spannungsrückwirkung 

UCB = 5 V, Ic = 1 mA, f = 1 kHz hrb 

UCB = 10 V, Ic = 5 mA, f = 1 kHz hrb 

Ausgangsleitwert 

UCB = 5 V, Ic = 1 mA, f = 1 kHz hob 0,1 

UCB = 10 V, Ic = 5 mA, f = 1 kHz hob 0,1 

020165 

Typ. 

14 

150 

6,0 

2,3 

0,32 

BSY71 
(2 N 1711) 

Max. 
MHz 

25 pF 

80 pF 

8 dB 

200 

300 

34 Q 

8 Q 

5.10-4 

5.10-4 

0,5 !!S 

1,0 !!S 

401 
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BSY91 
Silizium 
npn-

, E L E FUN K E N BSX 25 

Planar-Transistor HF- und SchalHranslstor 

Transistor mit niedriger Sperrspannung für schnelle Schalter und HF-Verstärker. 

Abmessungen 
Maße in mm 

c 

010165 

BSY91 

E 

Collector mit Gehäuse verbunden 
Gewicht: max. 1,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 5 

'& 05~ 

t-.-d I 
C 

BSX25 B~ 
E 153L mln.315~ 
Collector mit Gehäuse verbunden 

Gewicht: max. 0,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 18 

Grenzdaten BSY91 BSX 25 

Collector-Basis-Spannung UCBO 40 40 V 

Collector-Emitter-Spannung UCEO 25 25 V 

Emitter-Basis-Spannung UEBO 5 5 V 

Collectorstrom Ic 300 300 mA 

Verlustleistung bei tamb = 45°C Ptot 700 320 mW 

bei tamb = 25°C Ptot 800 360 mW 

bei tcase ~ 25 oe Ptot 2,2 1,75 W 

Sperrschichttemperatur tj 200 200 oe 
Lagertemperatur tstg -65 ... +200 -65 ... +200 oe 

Wärmewiderstand RthU 0,22 0,48 °C/mW 
Wärme-Innenwiderstand RthG 80 100 °C/W 

• 409 



BSY91 
BSX25 

Statische Kenndaten 

TELEFUNKEN 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Collector-Reststrom, UCB = 30 V 

Collector-Reststrom, UCB = 30 V, tj = 150°C 

Collector-Sättigungsspannung 

Ic = 20 mA, IB = 0,67 mA 

Basis-Sättigungsspannung 

Ie = 20 mA, IB = 0,67 mA 

Collector-Basis-Stromverhöltnis 

UCE = 10V, Ie = 5mA 

Collector-Basis-Sperrspannung 

Ic = 0,1 mA 

Collector-Emitter-Sperrspannung 

Ie = 30 mA, tp = 0,3 ms, V = 0,02 

Emitter-Basis-Sperrspannung 

IE = 0,1 mA 

Dynamische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Transit-Frequenz 

UCE = 10V, Ie = 50 mA 

Ausgangskapazität 

UCB = 10 V, IE = 0, f = 1 MHz 

Rauschmaß 

UCE = 10V, Ie = 0,3 mA 

f = 1 kHz, RG = 510 g 

Min. Max. 

IeBO 50 nA 

IeBO 50 ~A 

UCEsat V 

UBEsat V 

B 30 

UCBO 40 V 

UCEO 25 V 

UEBO 5 V 

50 MHz 

Cob 25 pF 

F 15 dB 

~--------.w--------~ 
410 
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BSY92 
Silizium 
npn-

, E L E FUN K E N BSY 93 

Planar-Transistor HF- und Schalttransistor 

Transistor mit miHlerer Sperrspannung für schnelle Schalter und HF-Verstärker. 

Abmessungen 
Maße in mm 

BSY92 

c 

E 

~ osfl1 

L ~~' I 
~, III~------~-----

t J 6,6 L min. 37,5 -J 
Collector mit Gehäuse verbunden 

Gewicht: max. 1,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 5 

c 

BSY93 

E 

Collector mit Gehäuse verbunden 
Gewicht: max. 0,5 9 

Normgehäuse JEDEC TO 18 

Grenzdaten BSY92 BSY93 

Collector-Basis-Spannung UCBO 60 60 V 

Collector-Emitter-Spannung UCEO 40 40 V 

Emitter-Basis-Spannung UEBO 5 5 V 

Collectorstrom Ic 300 300 mA 

Verlustleistung bei tamb = 45°C Ptot 700 320 mW 

bei tamb = 25°C Ptot 800 360 mW 

bei tcase ~ 25°C Ptot 2,2 1,75 W 

Sperrschichttemperatur tj 200 200 °C 

Lagertemperatur tstg -65 ... +200 -65 ... +200 °C 

Wärmewiderstand RthU 0,22 0,48 °C/mW 
Wärme-Innenwiderstand RthG 80 100 °C/W 

010165 
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BSY92 
BSY93 

Statische Kenndaten 

TELEFUNKEN 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben) 

Min. 

Collector-Reststrom, UCB = 50 V ICBO 

Collector-Reststrom, UCB = 50 V, tj = 150°C ICBO 

Collector-Sättigungsspannung 

Ic = 10 mA, IB = 0,33 mA UCEsat 

Ic = 50 mA, I B = 5mA UCEsat 

Basis-Sättigungsspannung UBEsat 

Je = 50 mA, I B = 5 mA 

Collector-Basis-Stromverhältnis 

UCE = 2 V, Ic = 10 mA B 60 

UCE = 2 V, Je = 10 mA, tamb = -20°C B 35 

Collector-Basis-Sperrspannung UCBO 60 

Je = 0,1 mA 

Collector-Emitter-Sperrspannung UCEO 40 

Ic = 30 mA, tp ~ 0,3 ms, V = 0,02 

Emitter-Basis-Sperrspannung, IE = 0,1 mA UEBO 5 

Dynamische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Transit-Frequenz fr 50 

UCE = 10V, Je = 50 mA 

Ausgangskapazität Cob 

UCB = 10 V, Je = 0, f = 1 MHz 

Rauschmaß F 

UCE = 10V, Je = 0,3 mA, 

f = 1 kHz, RG = 510 Q 

414 • 

Max. 

20 nA 

20 ~A 

0,4 V 

1,5 V 

1,2 V 

V 

V 

V 

MHz 

25 pF 

15 dB 
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Germanium 
pnp-

TELEFUNKEN 
Flächentransistor 

Für NF-Endstufen mittlerer Leistung. 

010165 

Abmessungen 

Maße in mm 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Em itter-Basis-Span n u ng 

Collectorstrom 

Verlustleistung 

bei tKühlfahne = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Wörmewiderstand 

roterPunkf 

--~-----~o----~ 

-UCBO 

-UCES 

-UCEO 

-UEBO 

-Ic 

Ptot 

tj 

Rth 

AC 105 

AC 106 

NF-Transistor 

Gewicht: max. 2,5 9 

40 V 

40 V 

18 V 

10 V 

A 

400 mW 

75 °C 

75 °C/W 

419 



AC 105 

AC 106 
TELEFUNKEN 

420 

Statische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Collector-Reststrom, -UCB = 6V -ICBO 

Collector-Reststrom, -UCE = 6V -IeEO 

Arbeitspunkt: - UCE = 6 V, -Ic = 3mA 

Basisspannung -UBE 

Arbeitspunkt: -UCE = 1 V, -Ic = 40mA 

Basisspannung -UBE 

Basisstrom -UB 

Arbeitspunkt : -UCE = 1 V, -Ic = 400 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

TELE 
FUN 
KEN 

-IBE 

-IB 

AC 105 

8 

250 

150 

240 

1,2 

480 < 600 

12 < 16 

AC 106 

8 ~A 

250 ~A 

140 mV 

240 mV 

0,8 mA 

480 < 600 mV 

7< 10 mA 



Germanium 
pnp- TELEFUNIEN AF 101 

Flächentransistor 
Vor- u. Mischstufe 2 MHz 
ZF-Verstärker 470 kHz 

Gleichstrom-Meßwerte, tamb = 25°C 

Arbeitspunkt -UCE = 6 V, -Ic = 0,5 mA 

010162 

Basisstrom -IB 11 < 35 ~lA 

Basisspannung -UBE 160 mV 

Restströme 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V -Iebo < 7 ~A 
Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCk = 6 V -lek 4 < 25 ~A 
Emitter-Basis kurzgeschlossen 

Collectorreststrom, - UCE = 6 V -Ieeo 40 < 260 ~lA 
Basis offen 

Emitterreststrom, - UEB = 6 V -Iebo 0,5 < 2 ~lA 
Colleetor offen 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCB bZW.-UCE = 6V, -Ic = 0,5 mA 

a-Grenzfrequenz 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz 

Rauschzahl, fe = 1 MHz 

14 

50 

7 < 10 

Vierpolparameter, f = 1 kHz, Emitterschaltung, -UCE = 6 v, -Ic = 0,5 mA 

MHz 

dB 

Eingangsleitwert Yie 0,335 0,134 .•. 1,43 mS 
Ausgang kurzgeschlossen 

Rücksteilheit Yre 

Vorwärtssteilheit Yfe 

Ausgangsleitwert Yoe 
Eingang kurzgeschlossen 

0,16 

17,5 

11,1 

0,05 .•. 0,5 

15 .•• 19 

7 ... 30 

~lS 

mA/V 

~lS 

1) fu ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstörkungsfaktor in Basisschaltung a auf dos O,lfaehe 
seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist. 

2) Gemessen in einer Mischstufe in Emitterschaltung mit Uosz = 250 mV und Leistungsanpassung zwischen 
Transistor-Eingangswiderstand und Generator-Innenwiderstand. (Siehe auch TELEFUNKEN-Röhren­
mitteilung für die Industrie 570723.) 
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AF 101 TELEFUNIEN 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 v, -Ic = 0,5 mA 

EmiHerschaltung, f = 470 kHz 

Eingangsleitwert Yie = gie + jWCie 
Ausgang kurzgeschlossen 

Eingangswiderstand 
Ausgang kurzgeschlossen 

Eingangskapazität 

Rücksteilheit -Yre = gre + jwcre 

Rückwirkungswiderstand 

Rückwirkungskapazität 

Vorwörtssteilheit Yfe = 1 Yfe I· eiCPfe 

Ausgangsleitwert Yoe = goe + jWCoe 

Eingang kurzgeschlossen 

Ausgangswiderstand 
Eingang kurzgeschlossen 

Ausgangskapazitöt 
Eingang kurzgeschlossen 

Basis-Bahnwi.derstand 

gie 

WCie 

gie 

Cie 

gre 

WCre 

gre 

Cre 

1 Yfe 1 

goe 

WCoe 

goe 

Coe 

rBb 

0,4 0,28 ... 1,4 mS 

0,44 0,15,.,0,88 mS 

0,7 ... 3,5 kQ 

150 50 ... 300 pF 

1,45 0,77 ... 3,34 \-lS 

23,5 16 ... 29 

0,7 0,3 ... 1,3 

8 5,5 ... 10 pF 

16,5 14 ... 19 mA/V 

-7,5 o 

14,3 8,3 ... 33 

61,5 44 ... 88 

70 30 ... 120 kQ 

21 15 ... 30 pF 

100 < 170 Q 

9 > 3,5 MHz 

3) fß1·Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrog des Stromverstörkungsfaktors in 
Emitferschaltung ß gleich 1 geworden ist. 

~ _________________________ .w ----------------__________ ~ 
KIN 
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TELEFUNIEN AF 101 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 v, -Ic = 0,5 mA 

Die für HF- und Mischstufen besonders geeigneten AF 101 
sind mit einem weißen Punkt gekennzeichnet. 

EmiHerschaltung, f = 2 MHz 

Eingangsleitwert Yie = gie + jc.oCje gie 1,25 0,5 ... 2,85 mS 
Ausgang kurzgeschlossen 

c.oCje 1,75 0,5 ... 3,8 mS 

Eingangswiderstand 0,8 0,35 ... 2 kQ 
Ausgang kurzgeschlossen gie 

Ei nga ngskapazität Cie 140 40 ... 300 pF 

Rücksteilheit -Yre = gre + jc.oCre gre 20 8,35 ... 50 ~S 

O>Cre 94 56 ... 126 ~S 

Rückwirkungswiderstand 50 20 ... 120 kQ 
gre 

Rückwirkungskapazität Cre 7,5 4,5 ... 10 pF 

Vorwärtssteilheit Yfe = I Yfe I . eiq>;e I Yfe I 16 12 ... 18,5 mA/V 

<pfe -26 0 

Ausgangsleitwert Yoe = goe + jc.ocoe goe 71,1 33 ... 143 ~S 
Eingang kurzgeschlossen 

c.oCoe 239 163 ... 315 ~S 

Ausgangswiderstand 14 7 ... 25 kQ 
goe 

Ausgangskapazität Coe 19 13 ... 25 pF 
Ausgang kurzgeschlossen 

Basis-Bahnwiderstand rBb 120 < 200 Q 

ß1-Frequenz fß1 4} 11 > 5,5 MHz 

4) fß,-Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstärkungsfaktors in 
Emitterschaltung ß gleich 1 geworden ist . 

......... ___________ .EItj ____________ ... 
020162' KVN 
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AF 101 TELEFUNKEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCEo 12 V 

bei offener Basis 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCk 20 V 

bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke 

Spannung zwischen Collector und Basis -UCBo 20 V 

bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis -UEBo 8 V 

bei offenem Collector 

Collector- + Emitter-Verlustleistung, PC+E 30 mW 

tamb = 45°C, Betrieb in ruhender Luft 

Sperrschichttemperatur tj 75 °C 

Kennzeichen 

Die für HF- und Mischstufen besonders geeigneten AF 101 sind mit einem weißen 

Punkt gekennzeichnet. 

Die für ZF-Verstärker besonders geeigneten AF 101 sind mit Farbpunkten nach den 

Werten für den Eingangswiderstand _1_ gekennzeichnet. 
gie 

orange 0,7 ... 1,25 kQ 
gie 

blau 1,25 ... 2 kQ 
gie 

violett 2 ... 3,5 kQ 
gie 

max. Abmessungen 

farbpunkt 

Fnl'hnll'nJ-ffiir COllector 

Gewicht: max. 1 g 

~-------------------------~------------------------~ KIN 
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Germanium 
pnp- TELEFUNKEN AF 105 

Flächentransistor ZF-V.rstärker 

010164 

Gleichstrom-Meßwerte, tamb = 25 °C 

Arbeitspunkt -UCE = 6 v, -Ic == 0,5 mA 

Basisstrom -IB 6 J1A 

Basisspannung -UBE 230 mV 

Restströme 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V -Iebo 2,5 < 30 J.LA 
Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCk = 6 V -lek 4 J.LA 
Emitter-Basis kurzgeschlossen 

Collectorreststrom, - UCE = 6 V -leer 5 < 200 J.LA 
RBE == 30 kO 

EmiHerreststrom, -UEB = 0,6 V -Iebo < 20 J.LA 
Colleetor offen 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 V, -Ic = 0,5 mA 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz ß 60 

Pl-Frequenz fßl 1) 22 > 12 MHz 

Collectorkapazität ce 2,2 < 3,6 pF 

Vierpolparameter, Emitterschaltung f = 1 kHz, -UCE = 6 V, -Ic = 0,5 mA 

Eingangsleitwert Yie 0,32 0,166 ••. 1 mS 
Ausgang kurzgeschlossen 

Rücksteilheit Yre 0,07 0,03 •.• 0,12 J1S 

Vorwärtssteilheit Yfe 19 17,5 ••• 19,5 mA/V 

Ausgangsleitwert Yoe 1,42 0,83 ••• 10 J1S 
Eingang kurzgeschlossen 

1) fß1-Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstärkungsfaktors ß in 
Emitterschaltung gleich 1 geworden ist. 
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AF 105 TELEFUNK·EN 

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 V, -Ic = 0,5 mA 

EmiHerschaltung, f == 10) MHz 

Eingangsleitwert Yie = gie + iCOCie 9ie 1,66 0,55 ••• 5 m5 
Ausgang kurzgeschlossen 

COCie 8)5 4 ••• 13,5 m5 

Eingangswiderstand 600 200 ••• 1800 0 
9ie 

Eingangskapazität Cie 130 60 ••• 200 pF 

Rücksteilheit -Yre = 9re+ jwcre gre 7) 3,333 .•• 20 115 

WCre 134 80 ••• 200 115 

Rückwirkungswiderstand 130 50 ••• 300 kO 
9re 

Rückwirkungskapazität Cre 2,2 1,2 ..• 3,5 pF 

Vorwärtssteilheit Yfe = I Yfel· eicpte I Yfe I 18 16 ... 19 mA/V 

<Pfe -10 0 

Ausgangsleitwert Yoe = goe + jcocoe 90e 4,2 1,67 ••• 12,5 115 
Eingang kurzgeschlossen 

WCoe 168 120 •.. 270 ~ ... 5 

Ausgangswiderstand 240 80 •.• 600 kO 
90e 

Ausgangskapazität Coe 2,5 1,8 ... 4 pF 

Basis-Bahnwiderstand rBb i5 < 35 0 

L--__________ • __________ ..... 
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020164 

TELEFUNIEN 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 v, 

EmiHerschaltung, f = .. 70 kHz 

Eingangsleitwert Yie = 9ie + jWCie 
Ausgang kurzgeschlossen 

Eingangswiderstand 

Eingangskapazität 

ROcksteilheit -Yre = 9re + jwcre 

ROckwirkungswiderstand 

ROckwirkungskapazität 

Vorwärtssteilheit Yfe = 1 Yfe I· e j<rfe 

Ausgangsleitwert 
Eingang kurzgeschlossen 

Ausgangswiderstand 

Ausgangskapazität 

Basis-Bahnwiderstand 

Yoe = 90e + jwcoe 

!'ELE 
FUN 
KEN 

9ie 0,32 

wCie 0,"2 

3,1 
gie 

Cie 1 .. 0 

gre 

WCre 6,5 

gre 

Cre 2,2 

I Yfe I 18,5 

goe 1,43 

WCoe 7," 

700 
goe 

Coe 2,5 

rBb 15 

AF 105 

-Ic = 0,5 mA 

0,116 ... 1 mS 

0,176 ... 0,74 mS 

1 ... 6 kO 

60 ... 250 pF 

<1 J.lS 

3,5 ... 10,4 J.lS 

>1 MO 

1,2 •.. 3,5 pF 

17 ... 19 mAN 

0,83 ... 3,33 J.lS 

5,3 ... 11,8 J.lS 

300 ... 1200 kQ 

1,8 ..... pF 

< 35 0 
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AF 105 TELEFUNKEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCER 12 V 
bei RBE = 30 kO 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCk 2S V 
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke 

Spannung zwischen Collector und Basis --UCBo 2S V 
bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis -UEBo 0,8 V 
bei offenem Collector 

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc+E 30 mW 
tamb = 45°C, in ruhender luft 

Sperrschichttemperatur tj 7S °C 

max. Abmessungen 

Gewicht: max. 1 g 
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Germanium TELEFUNKEN 
pnp-
Flächentransistor 

Für NF-Anfangsstufen. 

Abmessungen 

Maße in mm 

Grenzdaten 

010165 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Verlustleistung 

bei tamb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Wörmewiderstand 

-UCBO 

-UCES 

-UCEO 

-UEBO 

-Ic 

Ptot 

tj 

RthU 

OC602 
OC603 
OC604 

NF-Transistor 

Gewicht: max.1 9 

22 V 

22 V 

12 V 

10 V 

50 mA 

50 mW 

75 °C 

0,6 °C/mW 

429 



TELEFUNIEN OC602 
OC603 
OC604 

Statische Kenndaten 

OC602 OC603 OC604 bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Collector-Reststrom, - UCB = 6 V -ICBO 5 < 10 5 < 10 5 < 10 ~A 

430 

Collector-Reststrom, - UCES = 6 V -ICES 15 < 50 20 < 100 20 < 100 ~A 

Dynamische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Stromverstärkungsfaktor hfe (ß) 
gekennzeichnet mit Farbpunkt 

an der Collectorseite 

Grenzfrequenz, 

-UCE = 1 V, -Ic = 2mA 

rot 20 ... 30 

orange 30 ... 40 

gelb 40 ... 50 

grün 

blau 

violett 

weiß 

25 

Rauschrnaß F 

- UCE = 6 V, -Ic = 0,2 mA, f = 1 kHz ± 350 Hz 

für ß < 50 RG 400 Q 

für ß > 50 RG = 800 Q 

Kleinsignal-Parameter 

Emitterschaltung, - UCE = 1 V, -Ic = 2 mA, f = 1 kHz 

Eingangswiderstand hie 0,75 

Spannungsrückwirkung hre 5,5 

Stromverstärkungsfaktor hfe 40 

Ausgangsleitwert hoe 75 

Eingangsleitwert Yie 1,35 

Rückwärtssteilheit Yre 0,53 

Vorwärtssteilheit Yfe 52 

Ausgangsleitwert Yoe 41 

20 ... 30 

30 ... 40 

40 ... 50 

SO ••• 60 50 ... 60 

60 ... 75 60 ... 75 

75 ... 100 75 ... 100 

>100 >100 

22 18,5 kHz 

3 < 6 dB 

0,9 1,2 kQ 

6,0 6,5.10-4 

50 65 

86 100 ~S 
1,1 0,8 mS 

0,5 0,48 ~S 
52 52 mS 

46 53 ~S 



Germanium 
pnp-

TELEFUNKEN 
OC602spez. 
OC604spez. 

Flächentransistor End- und SchalHranslstor 

Für Endstufen kleiner Leistung und für Schalter-Anwendungen. 

Abmessungen 

Maße in mm 

L ,-"roferPfJnkf ·redpolnt /C' 
~,_. 8 

-,-1-- I _' .......... f 
I-- 22 •• 40 ----. 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung, RBE = 100 Q 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Collectorstrom 

Verlustleistung 

bei tKühlfahne = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Wörmewiderstand 

-UCBO 

-UCER 

-UCEO 

-UEBO 

-Ic 

Ptot 

Rth 

Gewicht: max. 2,5 9 

40 V 

28 V 

15 V 

10 V 

500 mA 

175 mW 

75 °C 

0,175 °C/mW 

431 ~----------------------~----------------------~ mm~ UM 

~ 
~ 
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OC602spez. 
OC604soez. 

TELEFUNKEN 

432 

Statische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Collector-Reststrom, -UCB = 6V -ICBO 

Collector-Reststrom, -UCES = 6 V -ICES 

Collector-Reststrom, - UCE =6V -IeEO 

Arbeitspunkt: -UCE = 6 V, -Ic = 2mA 

Basisspa n n u ng -UBE 

Basisstrom -IB 

Arbeitspunkt : -UCE = 0,5 V, -Ic = 100 mA 

Basisspannung 

Basisstrom 

Collector-Restspannung 

-Ie = 20 mA, UCB = 0 

-Ic = 100 mA, UCB = 0 

-Ic = 250 mA, UCB = 0 

Dynamische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Stromverstärkungsfaktor 

-UcE=6V, -lc=lmA 

-UBE 

-IB 

-UCErest 

-UCErest 

-UCErest 

ß 

OC602spez. 

7< 15 

12 < 50 

0,15 < 

160 

110 

330 < 400 

3 < 5,2 

230 < 270 

330 < 400 

450 < 650 

25 

OC 604spez. 

6< 15 ~A 

15 < 60 ~A 

0,3 < 1,5 mA 

150 mV 

50 ~A 

320 < 400 mV 

2 < 2,5 mA 

220 < 250 mV 

320 < 400 mV 

420 < 600 mV 

45 



Germanium 
pnp-

TELEFUNIEN 
Flächentransistor 

Für HF-Verstärker, Oszillatoren und Mischer bis 4 MHz. 

Abmessungen 

Maße in mm 

Grenzdaten 

Collector-Basis-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Collector-Emitter-Spannung 

Emitter-Basis-Spannung 

Verlustleistung 

bei tamb = 45°C 

Sperrschichttemperatur 

Wörmewiderstand 

-UCBO 

-UCES 

-UCEO 

-UEBO 

Ptot 

tj 

RthU 

OC612 
OC 613 

H F-Transistor 

Gewicht: max. 1 9 

17 V 

17 V 

10 V 

10 V 

30 mW 

75 °C 

°C/mW 

a..-____________ + --------------= 
010165 KIN 
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OC612 
OC613 

TELEFUNKEN 

Statische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 
OC612 

Collector-Reststrom, -UCB = 6V -ICBO 2,5 < 10 

Collector-Reststrom, -UCES = 6 V -leES 7 < 25 

Emitter-Reststrom, -UEB =6V -IEBO 1,8 < 12 

Arbeitspunkt: -UCE = 6 V, -Ie = 0,5 mA 

Basisspannung -UBE 150 

Basisstrom -IB 8 

Dynamische Kenndaten 

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 

Stromverstärkungsfaktor hfe (ß) 60 

- UCE = 6 V, -Ic = 0,5 mA, f = 1 kHz 

Grenzfrequenz fn 6> 3 

-UCB = 6 V, -Ic = 0,5 mA 

Vierpol-Parameter in Emitterschaltung 

-UCE = 6 V, -Ic = 0,5 mA f = 470 kHz 

Eingangsleitwert Re Yie 0,7 

Eingangskapazität Cie 550 

Rückwärtssteilheit Re Yre 5 

Rückwirkungskapazität Cre 14 

Vorwärtssteilheit I Yfe I 16,5 

qJfe -17 

Ausgangsleitwert Re Yoe 22 

Ausgangskapazität Coe 30 

OC613 

2,5 < 10 ~lA 

10 < 30 ~A 

1,8 < 12 ~A 

150 mV 

6 ~A 

90 

10 > 7 MHz 

2 MHz 

1,7 mS 

200 pF 

40 ~S 

12 pF 

14 mS 

-45 ° 

140 ~S 

28 pF 

~---------------------~----------------------~ 434 



Germanium 
pnp- T'E L E FUN K E N 'oe 6141 

Flächentransistor KW-Vor- u. MIschstufe 

010163 

Gleichstrom .. Meßwerte, tamb = 25 °C 

Arbeitspunkt - UCE = 6 v, -Ic = 0,5 mA 

Basisstrom -IB 3 JJA 
Basisspannung -UBE 210 mV 

Restströme 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V -Iebo 2,5 < 30 JJA 
Emitter offen 

Collectorreststrom, - UCk = 6 V -lek 4 ~lA 
Emitter-Basis kurzgeschlossen 

Collectorreststrom, - UCE = 6 V -leer 7 < 200 ~A 
RBE = 30 kO 

Emitterreststrom, - UEB = 0,6 V -Iebo < 20 JJA 
Collector offen 

Wechselstrom-Meßwerte tamb = 25°C, -UCB bzw. -UCE = 6V, -Je = 0,5 mA 

fh-Frequenz ftlt 1) 28 > 15 MHz 

Stromverstärkungsfaktor, f = 1 kHz ß 120 
Rauschzahl F2) 8 < 10 dB 

Collectorkapazität CC 2,3 < 3,7 pF 

Vierpolparameter, Emitterschaltung f = 1 kHz, -UCE = 6 v, -Je = 0,5 mA 

Eingangsleitwert Yie 0,16 0,1 .•• 1 mS 
Ausgang kurzgeschlossen 

Rücksteilheit Yre 0,07 0,03 ... 0,12 ~S 
Vorwärtssteilheit Yfe 19 17,5 ... 19,5 mAN 

Ausgangsleitwett Yoe 1,11 0,72 .•. 5 ~S 
Eingang kurzgeschlossen 

1) fß1 -Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstärkungsfaktors ß in 
Emitterschaltung gleich 1 geworden ist. 

2) Gemessen in einer Mischstufe in Emitterschaltung fe = 25 MHz und Leistungsanpassung zwischen Transistor­
Eingangswiderstand und Generator-Innenwiderstand. (Siehe auch TEL E FUN K E N - Röhrenmitteilung 
für die Industrie 580339, 580440.) 
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I oe 6141 TELEFUNKEN 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb = 25°C, -UCE = 6 V, -Ic = 0,5 mA 

436 

EmiHerschaltung, f = 25 MHz 

Eingangsleitwert Yie = Sie + j(OCje 
Ausgang kurzgeschlossen 

Eingangswiderstand 

Eingangskapazität 

Rücksteilheit -Yre = gr. + j(OCr. 

Rückwirkungswiderstand 

Rückwirkungskapazität 

Vorwärtssteilheit Yf. = 1 Yfe I· ej<Pfe 

Ausgangsleitwert Yoe = g08 + j(OCoe 
Eingang kurzgeschlossen 

Ausgangswiderstand 

Ausgangskapazität 

Basiswiderstand 

I'ELE 
FUN 
KEN 

gi. 

(OCie 

gie 

Ci. 

gr. 

(OCre 

gr. 

Cr• 

1 Yf. 1 

<Pfe 

goe 

(OCoe 

goe 

Coe 

rBb 

5,9 3,33 ... 10 

11 6,3 ... 19 

170 100 ... 300 

70 40 •.. 120 

40 16,7 ... 100 

0,345 0,235 ... 0,565 

25 10 ... 60 

2,2 1,5 ... 3,6 

17 15 ... 19 

-37 

20 6,7 ... 100 

410 280 ... 630 

50 10 ... 150 

2,6 1,8 ... 4 

15 < 35 

m5 

m5 

Q 

pF 

~5 

m5 

kQ 

pF 

mA/V 

° 

I-1S 

1-15 

kQ 

pF 

Q 



TELEFUNIEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCER 12 V 
bei RBE = 30 kO 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCk 25 V 
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke 

Spannung zwischen Collector und Basis -UCBo 25 V 
bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis -UEBo 0,8 V 
bei offenem Collector 

Collector-+ Emitter-Verlustleistung, PC+E 30 mW 
tamb = 45°C, in ruhender Luft 

Sperrschichttemperatur tl 75 °C 

max. Abmessungen 

~ /' 

&~rp.nkt C 

~- /5 0 20 ~'-..: 

Gewicht: max. 1 9 

~ _________________ ~I(F~~ __________________ ~ 

020163 iN 
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Germanium 
pnp- , E L E FUN K E N I oe 6151 

Flächentransistor 

Gleichstrom-Meßwerte, tamb == 25°C 

Arbeitspunkt -UCE == 6 v, -Ic == 1 mA 

Basisstrom 

Basisspannung 

Restströme 

Collectorreststrom, - UCB = 6 V 
Em itter offen 

Colledorreststrom, - UCk == 6 V 
Emitter-Basis kurzgeschlossen 

Collectorreststrom, - UCE == 6 V 
bei RBE == 30 kO 

Emitterreststrom, - UEB == 0,6 V 
Collector offen 

-la 
-UaE 

-Icbo 

-lek 

-leer 

-Iebo 

UKW-Vor- u. MIschstufe 

7 

230 

3 < 30 

5<200 

< 20 

~A 

mV 

Wechselstrom-Meßwerte, tamb == 25 °C, - UCB bzw. - UCE == 6 V, -Ic == 0,5 mA 

~1-Frequenz f/l11) 50 > 15 MHz 

Stromverstärkungsfaktor, f == 1 kHz ~ 160 

Rauschzahl, fe == 100 MHz f2) 7 < 10 dB 

Colledorkapazität cc 2 < 3,9 pF 

Vierpolparameter, Emitterschaltung, -UCE == 6 V, -Ic == 0,5 mA, f == 1 kHz 

Eingangsleitwert Yie 0,12 0,083 ... 0,5 mS 
Ausgang kurzgeschlossen 

Rücksteilheit Yre 0,07 0,03 ••. 0,12 ~S 

Vorwärtssteilheit Yfe 19 17,5 ••• 19,5 mAN 

Ausgangsleitwert Yoe 0,66 ... 5 J!S 
Eingang kurzgeschlossen 

1) fß1 ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstärkungsfaktors in Emitterschaltung ß 
gleich 1 geworden ist. 

2) Gemessen in einer Mischstufe in Emitterschaltung mit Uosz = 250 mV und Leistungsanpassung zwischen 
Transistor-Eingangswiderstand und Generator-Innenwiderstand. (Siehe auch TEL EF UNK E N -Röhren­
mitteilung für die Industrie 570723.) 

~------.------~ mm~ ~9 I 



I oe 6151 TELEFUNK'EN 

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, -UCB = 6V, -Ic = 1 mA 

Basisschaltung, f = 95 MHz 

Eingangsleitwert Yib = gib + jroCib gib 28,8 16,7 ... 59 mS 
Ausgang kurzgeschlossen 

roCib -5,35 0 ... -18 mS 

Eingangswiderstand 34,7 17 ••. 60 0 
gib 

Eingangskapazität Cib -9 0 ... -30 pF 

Rücksteilheit -Yrb = grb + jroCrb grb -0,322 -0,22 •.. -0,67 mS 

roCrb 0,48 0,36 ... 0,72 mS 

Rückwirkungswiderstand -3,1 -1,5 ... -4,5 kO 
grb 

Rückwirkungskapazität Crb 0,8 0,6 ... 1,2 pF 

Vorwörtssteilheit Yfb = 1 Yfb I· ejq>fb 1 Yfb I 22 17 ... 28 mA/V 

q>fb 80 60 •.. 100 0 

Ausgangsleitwert Yob = gob + jroCob gob 0,303 0,22 ... 0,67 mS 
Eingang kurzgeschlossen 

roCob 1,43 1,19 ... 2,08 mS 

Ausgangswiderstand 3,3 1,5 .•. 4,5 kO 
gob 

Ausgangskapazität Cob 2,4 2 ... 3,5 pF 

Basiswiderstand rSb 15 < 30 0 

~------.------~ 440 V 



TELEFUNKEN 

Grenzwerte, absolute Maxima 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCER 

bei RBE = 30 kO 

Spannung zwischen Collector und Emitter -UCk 
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke 

Spannung zwischen Colledor und Basis -UCBo 
bei offenem Emitter 

Spannung zwischen Emitter und Basis -UEBo 

bei offenem Collector 

Collector- + Emitter-Verlustleistung, PC+E 
tamb = 45°C, in ruhender Luft 

Sperrschichttemperatur tj 

max. Abmessungen 

roter P{/nkt 
/ redpO/flt 

'&~ /c ~, ~~~~-B 
I~E 

f-- 15.. 20 -----J 

Gewicht: max. 1 9 

I oe 6151 

12 V 

25 V 

25 V 

0,8 V 

30 mW 

75 °C 

~02-01-64---------------------------~----------------------------~ 441 





TELEFUNKEN I oe 6151 

oe 615 V für UKW-Vorstufen 

Die für UKW-Vorstufen geeigneten Tran­

sistoren OC 615 V werden in der unten 

angegebenen Meßschaltung bei einem Ge­

nerator-Widerstand RGen = 350 (Rausch­

anpassung) auf ausreichende Leistungsver­

stärkung 

Gv= ~=(~)~4' RGen 
PGen UGen Rout 

ausgemessen. 

JOO pF 

Für die nachstehenden 

Betriebswerte 

Betriebsspannung Ub 6 
Collectorstrom -Ic ca. 1,4 

Eingangsfrequenz fe 100 

ergeben sich folgende 

Meßwerte 

Leistungsverstärkung Gv 14,5 > 13 

Rauschzahl F < 9 

oe 615 V Raut = 2) kQ 
~-----'/\.'---~ 

~-->--4~-'----~ 

I 10 pF 

ufien HQ 

+ 
+ 

Vb 
~----------~~-----------------o" + 

V 

mA 

MHz 

dB 

dB 

Rp ist so gewählt, daß der Gesamtaußenwiderstand für den Transistor Rout = 2,1 kQ beträgt. 

~----------------------~----------------------~ 030164 KIN 
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TEL E FUN ·1 E· N 

oe 615 M für UKW-Mischstufen 

Die für UKW-Mischstufen geeigneten Tran­

sistoren oe 615 M werden in der unten 

angegebenen Meßschaltung bei einer Be­

triebsspannung Ub = 6 V auf ausreichende 

Mischverstärkung ausgemessen. 

Bei Ub = 4 V und den Eingangsfrequenzen 

fe = 87 MHz und fe = 100 MHz wird die 

Schwingsicherheit kontrolliert. 

Ferner erfolgt eine Messung der Frequenz­

konstanz des Oszillators bei Änderung 

von Ub = 6 V auf Ub = 4 V. 

300 pF oe 615 M 

I 

Für die nachstehenden 

Betriebswerte 

Betriebsspannung 

Collectorstrom 

Ei ngangsfrequenz 

Zwischenfrequenz 

ergeben sich folgende 

Meßwerte 

6 V 
ca. 0,9 mA 

100 MHz 

10,7 MHz 

Mischverstärkung GM 9 > 7 dB 

Frequenzabweichung des Oszillators 

bei ÄUb = 2 V Äfo < 250 kHz 

(Ub = 6 ... 4 V) 

U6en 

i 
u! 

~--------·----~--------------------------------~b+ 

~-----------------------~----------------------~ KEN 
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